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MORNSUN"

MORNSUN® Guangzhou Science & Technology Co. Ltd, to czotowy dalekowschodni producent rozwigzan
w zakresie przetwornic DC-DC oraz zasilaczy AC-DC. Przez 16 lat rozwoju firma MORNSUN udowodnita, Ze jest jednym
z najwiekszych i najbardziej wszechstronnych producentéw zasilaczy przemystowych w Chinach, ktéry przykfada duza
wage do badan i rozwoju, a takze do produkgji i promocji.

Firma MORNSUN aspiruje do miana firmy globalnej. Specjalizuje sie w badaniach i zastosowaniach technologii
izolacji elektrycznej i magnetoelektrycznej. MORNSUN oferuje wysokiej jakosci przetwornice AC-DC, przetwornice
DC-DC, wzmacniacze izolacyjne, sterowniki IGBT, sterowniki diod LED itp. Wiekszos$¢ produktéw posiada certyfikacje UL
CE, EN60601-1, (Exia)llC. Oprocz tego MORNSUN to pierwszy w swojej branzy producent, ktéry otrzymat certyfikacje
ISO 9001:2008 dla systemu zarzadzania jakoscia, certyfikat TS16949 branzy motoryzacyjnej dla systemu zarzadzania
jakoscia, certyfikat 1ISO 14001 dla systemu zarzadzania srodowiskiem, a takze certyfikat OHSMS18001 dla systemu
zarzadzania bezpieczenstwem i zdrowiem w zaktadzie pracy. Produkty firmy MORNSUN sg wykorzystywane na catym
Swiecie i doceniane przez wiodace przedsiebiorstwa w branzy, takie jak GE, Siemens, Honeywell czy Emerson.

Od poczatku firma MORNSUN odgrywa role pioniera i lidera branzy matych mocy. Opierajac sie na zaawansowanych
technologiach, firma MORNSUN zabezpiecza swoja obecnos¢ wsréd przedsiebiorstw Hi-Tech na globalnym rynku
dostawcéw rozwigzan zasilania przemystowego. Dzieki otwieranym kolejno oddziatom zagranicznym zespét firmy
MORNSUN wkracza na rynek miedzynarodowy, poszukujac dalszych wyzwan oraz rozwijajac sie zgodnie z obranym
celem nieustannego budowania zaufania.

Kamienie milowe

2013 - nagroda,Best Employer of China 2012” w kategorii Hi-Tech

2013 - nagroda dla dobrze znanego znaku towarowego w Kantonie

2012 - nagroda ,Most Satisfactory Employer of China 2012" w kategorii Hi-Tech

2012 - 18 miejsce wsréd 100 prywatnych firm o najwiekszym potencjale wg magazynu Forbes China
2012 - nagroda,Indigenous Innovation Company of EDN China 2012"

2012 - uzyskanie certyfikatu TS16949

2011 - otwarcie centrum produkcyjnego MORNSUN Huaihua

2010 - przenosiny do nowej siedziby MORNSUN w Guangzhou Science City

2008 - otwarcie centrum produkcyjnego MORNSUN Huangpu

2012 - otwarcie MORNSUN America, LLC w Massachusetts w Stanach Zjednoczonych
2007 - uzyskanie certyfikatow ISO 14001, OHSMS18001

2005 - wszystkie produkty zgodne z dyrektywg RoHS

2003 - certyfikacja UL i CE dla produktow

2002 - eksport produktéw do USA

2002 - uzyskanie certyfikacji ISO 9001:2000

2001 - wdrozenie systemu zarzadzania informacjami

1998 - otwarcie MORNSUN w Kantonie w Chinach
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Architektura systemu jakosci firmy MORNSUN

System zarzadzania informacjami: OA, ERP, CRM, EHR, PDM, kody kreskowe.
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Produkcja, ochrona srodowiska, zabezpieczenia ESD, system MSD,
sprzet do testow automatycznych oraz testow niezawodnosci.

Zaréwno,, " ”i,MORNSUN""tO zarejestrowane znaki towarowe firmy MORNSUN Guangzhou Science &Technology, chronione
prawnie w Chinach. Ich nieupowaznione wykorzystywanie jest surowo wzbronione i skutkuje wytoczeniem pozwu.
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Przeglad oferty produktéw wedtug aplikacji

é Przemyst

Inwertery, sterowniki silnikow i systemy kontrolne

Napiecie Zakres napiecia Wyjscie dodatnie  Wyjscie ujemne  Prad wyjsciow .
wejs'cior:/vee (VDO) wejéciowegrt))((?VDC) : (VDQ) : (vncj) : (nyIJA) ' olags Certyfikaty  Strona
QA01 15 14.5-15.5 +15 -8.7 +80/-40 3000VAC RoHS 95
QA01-09 15 14.5-15.5 +9 / +111 3000VAC RoHS 95
QA01-A09 15 14.5-15.5 +9 -9 +55/-55 3000VAC RoHS 95
QA01-17 15 14.5-15.5 +17 -8.7 +80/-40 3000VAC RoHS 95
QA02 12 11.6-12.4 +15 -8.7 +80/-40 3000VAC RoHS 95
QA03 24 23.3-24.7 +15 -8.7 +80/-40 3000VAC RoHS 95
QAWO1 12 9-18 +15 -9 +200 3000VDC RoHS 95
QAW02 24 18-36 +15 -9 +200 3000VDC RoHS 95

Maks. Sterowane
czestotliwos¢ kanaty

20kHz 1

20kHz 1

Napiecie zasilania

Wartos¢ szczytowa
natezenia na wyjsciu
+5A
+5A

Napiecie bramki Izolacja Certyfikaty

Vcc

15V
12V

3750VAC
3750VAC

RoHS 9
RoHS 9

QP12W055-37
QP12W05S-37A

+15V/-8V
+15V/-8V

Napiecie zasilania  Napiecie zasilania ~ Napiecie Wartos¢ szczytowa Maks. Sterowane

V(C VEE bramki natezenia na wyjsciu  czestotliwos¢ kanaty AR G

Q0962-K 15V -10v +15V/-9V +5A 20kHz 1 3750VAC RoHS 9%
% Systemy PLC, DCS i RTU
wyj’\s'Ac?;wa Zakres napiecia wejéciowego Nap|gC|(eV\3/1y)Jsaowe Napwa(ev\glzy)jscmwe Certyfikaty

LHO5-108 5W 85~264VAC/120~370VDC 33,5,9,12,15,24 RoHS Vs C€ 20-21
LH05-10A 5W 85~264VAC/120~370VDC +5,+12,+15,+24 -5,-12,-15,-24 RoHS 20-21
LH05-10C 5W 85~264VAC/120~370VDC 5 +5,412,+£15,+24 RoHS 20-21
LHO05-10D 5W 85~264VAC/120~370VDC 5 5,12,15,24 RoHS 20-21
LH10-108 10w 85~264VAC/120~370VDC 33,5,9,12,15,24 ROHS /s C€ 20-21
LH10-10A 10w 85~264VAC/120~370VDC +5,+12,+15,+24 -5,-12,-15,-24 ROHS /s (€ 20-21
LH10-10C 10w 85~264VAC/120~370VDC 5 +12,+15 RoHS 20-21
LH10-10D 10w 85~264VAC/120~370VDC 5 5,12,15,24 ROHS /s (€ 20-21
LH15-10B 15W 85~264VAC/120~370VDC 33,5,9,12,15,24,48 RoHS Vs C€ 20-21
LH15-10A 15W 85~264VAC/120~370VDC +5,+12,+15 -5,-12,-15 RoHS 20-21
LH15-10C 15W 85~264VAC/120~370VDC 5 +5,412,+£15,+24 RoHS 20-21
LH15-10D 15W 85~264VAC/120~370VDC 5 5,12,15,24 RoHS 20-21
LH20-108 20W 85~264VAC/120~370VDC 33,5,9,12,15,24 ROHS /s C€ 20-21
LH20-10A 20W 85~264VAC/120~370VDC +5,+12,+15 -5,-12,-15 RoHS 20-21
LH20-10C 20W 85~264VAC/120~370VDC 5 +5,+12,£15,+24 RoHS 20-21
LH20-10D 20W 85~264VAC/120~370VDC 5 12,15,24 RoHS 20-21
LH25-10B 25W 85~264VAC/120~370VDC 33,5,9,12,15,24,48 RoHS Vs C€ 20-21

Moc
wyjéciowa

Zakres napiecia wejsciowego

Napiecie wyjsciowe
(Vo)

Napiecie wyjsciowe
(Vo2)

Certyfikaty

LH40-10B 40W 85-264VAC/120~370VDC 33,5,9,12,15, 24 RoHS M C€ 22
LH40-10D 40W 85-264VAC/120~370VDC 5 12,24 RoHS M C€ 22
LH40-10A 40W 85-264VAC/120~370VDC +5,+12, +15 -5,-12,-15 RoHS s C€ 22
LH40-10C 40w 85-264VAC/120~370VDC 5 +12, %15 RoHS s C€ 22
LH60-208 60W 90-264VAC/120~370VDC 5,9,12,15,24,48 RoHS Ml C€ 22

Przeglad produktéw wg aplikagji
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Przeglad oferty produktéow wedtug aplikacji

Napiecie wejsciowe

Moc wyjsciowa

Napiecie wyjsciowe

(VDQ)
WRA_S-TWR2 w 512,24,48
WRB_S-1WR2 w 512,24,48
WRA_S-3WR2 3W 512,24,48
WRB_S-3WR2 3W 512,24,48
WRA_(Z)P-3WR2 3W 512,24,48
WRB_(Z)P-3WR2 3W 512,24,48
WRB_MT-3W 3W 12,24,48
WRF_MT-3W 3W 12,24, 48

(VD) Certyfikaty Strona
+5, 12,15 RoHS 44
512,15, 24 RoHS 44
+5,£12,+15 RoHS 45
5,12,15,24 RoHS 45
+5,49, +15, £24 RoHS 46
33,512,15,24 RoHS 46
512,15,24 RoHS 47
512,15,24 RoHS 47

Zakres napiecia wejsciowego

Moc wyjsciowa

Napiecie wyjsciowe

Certyfikaty Strona

(VDQ)

PWB_ZP-3WR2 3W 9-36, 18-75

(VDQ)

33,5,9,12,15,24 RoHS 53

Szybkos¢ Strona

Napigcie zasilania

Certyfikaty

transmisji

TD301/501DCAN Moduty jednokanatowego, uniwersalnego transceivera CAN 3-3.6V,4.5-5.5V 0-1Mbps RoHS 81
TD302/502DCAN Moduty dwukanatowego, uniwersalnego transceivera CAN 3-3.6V,4.5-5.5V 0-1Mbps RoHS 81
TD301/501DCANH2 Moduty jednokanatowego, szybkiego transceivera CAN 3-3.6V,4.5-5.5V 40k-1TMbps RoHS 82
TD301/501DCANH3  Moduty jednokanatoweqo, szybkiego transceivera CAN (wersja ulepszona) 3-3.6V,4.5-5.5V 40k-1TMbps RoHS 82
TD301/501D485 Moduty jednokanatowego transceivera R5485 3.17-3.45V,4.75-5.25V  0-9.6kbps RoHS 83
Moduty dwukanatowego transceivera RS485
TD312/512P485 2 dodatkowym zasilaniem izolowanym 3.17-3.45V,4.75-5.25V  0-9.6kbps RoHS 83
TD301/501D485H Moduty jednokanatowego, szybkiego transceivera RS485 3.17-3.45V,4.75-5.25V  0-115.2kbps RoHS 84
I Moduty jednokanatowego, szybkiego transceivera RS485 ] 3 )
TD301/501D485H-A 2 automatycznym przelgczaniem 3.17-3.45V,4.75-5.25V  0-115.2kbps RoHS 84
TD301/501D485H-E  Moduty jednokanatoweqo, szybkiego transceivera RS485 (wersja ulepszona) ~ 3.17-3.45V,4.75-5.25V  0-500kbps RoHS 85
Moduty jednokanatowego, szybkiego transceivera RS485 . ] i
TD311/511D485H 2 dodatkowym zasilaniem izolowanym 3.17-3.45V,4.75-5.25V  0-115.2kbps RoHS 85
Moduty jednokanatowego, szybkiego transceivera R5485 ) : )
TD1211/2411D485H 2 dodatkowym zasilaniem izolowanym 11.4-12.6V,22.8-25.2V  0-115.2kbps RoHS 85
Moduty dwukanatowego, szybkiego transceivera RS485 . ] i
TD312/512P485H 2 dodatkowym zasilaniem izolowanym 3.17-3.45V,4.75-5.25V  0-115.2kbps RoHS 86
Moduty dwukanatowego szybkiego transceivera RS485 : . )
TD311/511P485 2 podwajnym zasilaniem izolowanym 3.17-3.45V,4.75-5.25V  0-115.2kbps RoHS 86
TD301/501D232H Moduty jednokanatowego, szybkiego transceivera RS232 3-3.6V,4.5-5.5V 0-115.2kbps RoHS 87
TD302/502D232H Moduty dwukanatowego, szybkiego transceivera R5232 3-3.6V,4.5-5.5V 0-115.2kbps RoHS 87
Sygnat wejsciowy Sygnat wyjsciowy lzolacja  Certyfikaty  Strona
TE_N Wzmacniacze aktywne 4-20mA, 0-5Y, 0-10V 0-5V, 0-10V 2kVAC RoHS 88
TF N Wzmacniacze aktywne 0-5V, 0-10V 0/4-20mA, 0-5V,0-10V  2kVAC RoHS 88
TP210/210B Wzmacniacz aktywny +10V, 0-15V +10V,0-15V 2.5kVDC  RoHS 89
TP Wzmacniacze aktywne 0/4-20mA, 0-5V, 0-10V 0/4-20mA, 0-5V,0-10V  2.5kVDC  RoHS 89
T1100N Wzmacniacz pasywny 4-20mA 4-20mA 3kvDC RoHS 90
T1100L Wzmacniacz pasywny 4-20mA 4-20mA 3kvDC RoHS 90
T1100L-F Wzmacniacz pasywny, zasilany z petli pradowej 4-20mA 4-20mA 3kvDC RoHS 920
T_LF Wzmacniacze pasywne, zasilane z petli pradowej 0-2V, 0-4V 4-20mA 2kVAC RoHS 91
T_AP Dodatni i ujemny sygnat wejsciowy +5V, £10V 4-20mA, 0-5V,0-10V 2.5kVDC  RoHS 91
T_CP Dodatni i ujemny sygnat wejsciowy/wyjsciowy +5V, £10V +20mA, 5V, +10V  2.5kVDC  RoHS 92
™_P Miliwoltowy dodatni sygnat wejsciowy 0-10/30/50/75/100mV 4-20mA, 0-2.5/5/10V  2.5kVDC  RoHS 92
™_CP Miliwoltowy dodatni i ujemny sygnat wejsciowy +10/£50/+ 75/£100mV +5V/=10V 2.5kVDC  RoHS 93

Petne dane techniczne podzespotéw prezentowanych w katalogu dostepne s3 na www.micros.com.pl
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Przeglad oferty produktéow wedtug aplikacji
Przyrzady i mierniki

Napiecie wejsciowe Napiecie wyjsciowe

Moc wyjsciowa (VDO (VDO) Certyfikaty Strona
B_XT-W2R2 0.25W 512,24 33,512 RoHS 3
B_XT-1TWR2 1w 33,5,12,24 3.3,5,12,15,24 ROHS s 31
A_XT-1WR2 1w 5,12,15,24 +5,412, 15,424 RoHS 32
A_S-TWR2 w 512,24 +5,+12, 15,424 RoHS 33
B_LS-TWR2 w 512,24 5,12,15,24 RoHS C€ 33
B_S-TWR2 w 33,512, 24 3.3,5,9,12,15,24 RoHS 34
B_D-1WR2 w 3.3,5,12,24 3.3,5,9,12,15,24 RoHS 34
A_D-2WR2 2W 512,24 +5, 49, 12, £15, +24 RoHS 36
B_D-2WR2 2W 512,24 3.3,5,9,12,15,24 RoHS 36
A_S-2WR2 2W 512,24 +5,+12,+£15,+24 RoHS 37
B_S-2WR2 2W 512,24 5,12,15,24 RoHS 37
B_T-3W 3w 5 5 RoHS 39
B_S-3WR2 3w 512 512 RoHS 39
Inteligentne nadajniki sygnatu
Napiecie wejsciowe Prad wejéciow Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciow
= (VD(; q (mJA) y = (vnél)J : (nyujA) y Certyfikaty
HK5S_B 5 4-20 33,5 2,32 RoHS 29
HK5S_BV 5 3.5-22 33 3 RoHS 29
HK8S_B 7.5 4-20 3,33,5 35,5 RoHS 29

Energetyka

P
A=

\.~
Y

Systemy fotowoltaniczne, urzadzenia PV combiner-box, transmisja ultra-wysokich napie¢

Napiecie wejsciowe Napiecie wyjsciowe

Moc wyjsciowa (VDO (VDO) Certyfikaty Strona
PVO5-R 5W 200-1200 5 RoHS 28
PV10-R 10w 200-1200 5,24 RoHS 28
PV15 15W 100-1200 12,15,24 RoHS 27
PV40 40W 200-1200 12,15,24 RoHS 28

Prad wyjsciowy Naplgcg\ll)vgsqowe Naplgq(ev\ll)vcy)Jsuowe Certyfikaty Strona
K78U-500 500mA 9-72 33,5,6.5,9,12,15,24 RoHS 70
K78U-500L 500mA 9-72 33,5,6.5,9,12,15,24 RoHS 70
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Przeglad oferty produktéw wedtug aplikacji

Systemy zabezpieczen przekaznikowych

Moc wyjsciowa Zakres napiecia wejéciowego Naplec;e;/\[/)vcygsaowe Certyfikaty Strona
LM120-02J0512-05 126W 130~200VAC, 154~308VDC 5/+12/24/24 Klasa B RoHS 25
LM30-00J0512-03E 30W 85~264VAC, 90~370VDC 5/+12/24 Klasa B RoHS 25
LHO5-10B_E S5W 85~264VAC, 120~370VDC 5,9,12,24 Klasa B RoHS 25
LHO05-10D_E 5w 85~264VAC, 120~370VDC 5/5,5/24 Klasa B RoHS 25
LH10-10B_ER2 10w 85~264VAC, 120~370VDC 12,24 Klasa A RoHS 25
LH10-10D_ER2 10w 85~264VAC, 120~370VDC 5/5,5/12,5/24 Klasa A RoHS 25
LH15-10B_ER2 15W 85~264VAC, 120~370VDC 512,24 Klasa A RoHS 25
LH15-10D_ER2 15W 85~264VAC, 120~370VDC 5/12,5/24 Klasa A RoHS 25
LH25-10B_ER2 25W 85~264VAC, 120~370VDC 5,12,24 Klasa A RoHS 25
e Naplga((:l \Slgsaowe Naplga((:/ \Bvcy)Jsclowe Certyfikaty
G_S-2W 2W 512,24 +5,49,+12, £15 RoHS EN60601 38
H_S-2W 2W 512,24 5,9,12,15 RoHS EN60601 38

Inteligentne systemy nadzoru

Moc wyjsciowa Naplgc:/\lgvce)quowe Nap|¢u(ev\|/)vcy)]saowe Certyfikaty Strona
E_XT-TWAR2 1w 5,12,15,24 +5,+12, +£15,+24 RoHS 32
F_XT-TWR2 w 33,512, 24 33,512,154 ROHS ‘s 33
E_S-1WR2 1w 512,24 5,412, +£15,+24 RoHS 35
F_S-1TWR2 1w 512,24 5,12,15,24 RoHS C€ 35
E_D-2WR2 2W 512,24 +5,+12,£15,+24 RoHS 37
F_D-2WR2 2W 512,24 5,12,15,24 RoHS 37
E_S-2WR2 2W 512,24 45,49, +12, £15,+24 RoHS 38
F_S-2WR2 2W 512,24 5,9,12,15,24 RoHS 38
F_S-3WR2 3w 512 512 RoHS 40

e Zakres naple(;\cllg (V)VG]S(IOWGgO Naplga(i/ \II)V():I)jSCIOWE Certyfikaty Strona
WRE_S-1WR2 w 4.5-9,9-18,18-36, 36-75 +5,+12,£15 RoHS 44
WRF_S-1WR2 w 4.5-9,9-18,18-36, 36-75 5,12,15,24 RoHS 44
WRE_S-3WR2 3w 4.5-9,9-18,18-36, 36-75 +5,+12,£15 RoHS 45
WRF_S-3WR2 3W 4.5-9,9-18, 18-36, 36-75 512,15,24 RoHS 45
WRE_P-3WR2 3W 4.5-9,9-18, 18-36, 36-75 +5,49,+12, £15 RoHS 46
WRF_P-3WR2 3W 4.5-9,9-18, 18-36, 36-75 3.3,5,12,15,24 RoHS 46
URF_LP-10W 10w 9-36, 18-75 515 RoHS 55
URF_LP-20W 20W 9-36, 18-75 5,12,15,24 RoHS 55

Inteligentne mierniki energii

Zakres napiecia wejéciowego Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy

Moc wyjsciowa (VDO (VD) ) Certyfikaty Strona
LS01-S 1w 85~264VAC/70~400VDC 5,9,12,15,24 200, 111, 83,67, 42 RoHS s (€ 24
LS03-R2S 3w 85~264VAC/70~400VDC 33,59,12,15,24 500, 330, 250, 200, 125 RoHS s (€ 24
LS05-S 5W 85~264VAC/100~400VDC 33,5,9,12,15,24 1000, 560, 420, 330, 210 RoHS s (€ 24

e i Zakres napu(g\c/l[e; C\;IEJSCIOWGQO Napled& \[/;/Cy)jsuowe e Strona
1010-24B_K 6.5W 30~280VAC, 30~400VDC 512,13 Klasa B RoHS 25
L010-26D0512-04 10w 65~460VAC, 90~650VDC 5112 Klasa B RoHS 25
L018-26C0513-03 18W 65~460VAC, 90~650VDC 5.6/13/13 Klasa B RoHS 25
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Przeglad oferty produktow wedtug aplikacji

l ? l Transport

l-l Systemy sygnalizacji kolejowej

o Napiecie wejsciowe Napiecie wyjsciowe
Moc wyjsciowa (VDO (VDO) Certyfikaty Strona
B_D-1WR2 1w 3.3,5,12, 24 33,5,9,12,15,24 RoHS 34
IB_LS-1W 1w 512,24 5,9,12,15,24 RoHS 41

g Kolejowe systemy sterowania, systemy klimatyzacji, systemy komunikacyjne oraz systemy rozrywki

Napiecie wejsciowe Napiecie wyjsciowe

Moc wyjsciowa (VDO (VDO Certyfikaty
URB1D_YMD-6W 6W 40-160 5,12,15,24 RoHS C€ 62
URB1D_XD-10W 10w 40-160 5,12,15,24 RoHS C€ 63
URB1D_LD-15W 15W 40-160 33,5,12,15,24 RoHS C€ 64
URB1D_LD-20W 20W 40-160 5,12,15,24 RoHS C€ 65

a Systemy kontroli tadowania i roztadowania akumulatoréw w samochodach o napedzie elektrycznym

Moc wyjsciowa Naplec:ev\lgvgsaowe Nap|¢a(ev\|;vcy)Jsaowe Certyfikaty Strona
CF_XT-TWR2 w 5 5 RoHS 29
(B_XT-1W 1w 5 5 RoHS 30
(B_D-1W 1w 5 5 RoHS 30

o Zakres napiecia wejéciowego Napiecie wyjsciowe

Prad wyjsciowy (VDO (VD) Certyfikaty Strona
URB_LD-2000 2000mA 9-36 42 RoHS 66
URB_LD-3000 3000mA 9-36 33,37 RoHS 66

E Systemy sterowania silnikiem w samochodach o napedzie elektrycznym

. Napiecie wejsciowe Zakres napiecia Wyjscie dodatnie Wyjscie ujemne Prad wyjsciow: .
Seria Pi¢ (VDc; wejécioweg[())%VDC) ) (VD) ) (VDCJ) E (nﬂ\) y Izolacja Certyfikaty ~ Strona
QA04 12 9-15 +15 -8 +100/-80 3000VAC RoHS 95
+ Medycyna
Mocwyjéciowa Naplgq& \l/)vgsqowe Naplgq& \Il)vcy)Jsuowe Certyfikaty

G_S- W w 5,12,15,24 +5,+7.2,£9,£12, 15 RoHS Vs 35
H_S-1TW w 512,24 5,7.2,9,12,15,24 RoHS Vs 35
AY_D-1W w 12 +12 RoHS 36
BY_D-1W 1w 12 12 RoHS 36
G_S-2wW 2W 512,24 +5,19, £12, £15 RoHS EN60601 38
H_S-2W 2W 512,24 5,9,12,15 RoHS EN60601 38

Zakres napiecia wejéciowego Napiecie wyjsciowe

Moc wyjsciowa Certyfikaty

(VDC) (VDC)
URH_P-6W oW 9-36,18-75 515 RoHS 54
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Przeglad oferty produktow wedtug aplikacji

. Oswietlenie

Zakres naplf\c;; cv)vejsaowego Naplgcl(t:l \Slél)jS(IOWE Prad \(anJAS)GOWy S Strona
KC24H-1000 5.5-48 3.3-36 1000 RoHS 93
K(24H-1200 5.5-48 3.3-36 1200 RoHS 93
KC(24H-R 5.5-46 3.3-36 0-300, 0-350, 0-500, 0-600, 0-700 RoHS 94
KC24W 5.5-48 3.3-36 0-300, 0-350, 0-500, 0-600, 0-700 RoHS 94
KC24RT 5.5-48 3.3-36 0-300, 0-350, 0-500, 0-600, 0-700 RoHS 94

ﬁ‘. Komunikacja

Moc wyjécowa Zakres nap|%\c/|[e; Cv)vejsaowego Naplgu(ev \I/)vcy)quowe Certyfikty Strona
VRA_ZP-6WR2 6w 9-18, 18-36, 36-75 +5,412, 15 RoHS 4
VRB__ZP-6WR2 6w 9-18, 18-36, 36-75 33,5,12,15 RoHS I
VRA_YMD-6WR2 6w 9-18,16-36, 36-75 +5,412, 15 ROHS C€ 18
VRB_ YMD-6WR2 6w 9-18,18-36, 36-75 335,12, 15,24 RoHS C¢ 8
VRA_(X)D-10WR2 10w 9-18, 18-36,36-75 +5,412, 15 RoHS C€ 19
VRB_ (X)D-10WR2 10W 9-18,18-36, 36-75 33,5,12, 15, 24 RoHS C¢ 49
VRA_LD-15WR2 15W 9-18, 18-36, 36-75 +5, 41, 15, 424 RoHS C€ 50
VRB_LD-15WR2 15W 9-18, 18-36,36-75 33,5,12,15,24 RoHS C€ 50
VRA_LD-20WR2 20W 9-18, 18-36,36-75 +5,41, 15, +24 RoHS C€ 51
VRB_LD-20WR2 20W 9-18,18-36, 36-75 335,12, 15,24 RoHS C¢ 51
VRA_LD-30WR2 30W 16-36, 36-75 +15, 424 RoHS 5
VRB_LD-30WR2 30W 18-36, 36-75 33,5,9,12,15, 24 RoHS C¢ 5
VRB_LD-50W SoW 18-36, 36-75 33,512,15,24 RoHS 52
Mocwyjéciowa Zakres naple(;\cll[e; Cv)veusaowego Naplga(e\e/ \[/)vg)Jscmwe Certyfikaty
URA_ZP-6WR2 6w 9-36,18-75 +5,+12, +15 RoHS 53
URB_ ZP-6WR2 6w 9-36,18-75 33,5,12,15 RoHS 53
URF_P-6WR2 6w 936, 18-75 5,12, 15,24 RoHS 54
URA_YMD-6WR2 6w 9-36,18-75 +5,+12, +15 RoHS 56
URB__YMD-6WR2 6w 936, 18-75 33,5,12, 15,24 RoHS Cé 56
URA_ (X)D-10WR2 10w 9-36,18-75 +5,+12, +15 RoHS C¢ 57
URB_ (X)D-10WR2 10W 936, 18-75 33,5,12, 15,24 RoHS Cé 57
URA_LD-T5WR2 15W 9-36,18-75 +5,+12, +15 RoHS C¢ 58
URB_ LD-T5WR2 15W 936, 18-75 33,5,12, 15,24 ROHS M C€ 58
URA_LD-20WR2 20W 9-36,18-75 +5,412, +15 RoHS C¢ 59
URB__LD-20WR2 20W 9-36,18-75 33,5,12,15,24 ROHS MhnC € 59
URB__YMD-20W 20W 936, 18-75 33,5,12,15 RoHS 60
URA_D-30WR2 30W 936, 18-75 +5, 412, +15 RoHS 61
URB_ D-30WR2 30W 9-36,18-75 5,12,15,24 RoHS 61
URC_D-30WR2 30W 936, 18-75 33/£12, :/Z T;S 512, RoHS 61
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Przeglad oferty produktow wedtug aplikacji

IOT (Internet przedmiotéw)

Moc S Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy

T Zakres napiecia wejsciowego (VDO) (mh) Certyfikaty Strona
LS01-S w 85-264VAC/70~400VDC 5,9,12,15,24 200,111, 83, 67,42 ROHS s C€ 24
LS03-R2S 3w 85-264VAC/70~400VDC 33,5,9,12,15,24 500, 330, 250, 200, 125 ROHS s C€ 24
LS05-S 5W 85-264VAC/100~400VDC 33,5,9,12,15,24 1000, 560, 420, 330, 210 ROHS s C€ 24

o Zakres napiecia wejsciowego Napiecie wyjéciowe
Prad wyjéciowy (VDO (VDO) Certyfikaty Strona
15,18,25,33,5,6.5,9,12,15,

K78-500R2 500mA 4.75-32 15,-18,-25. 33,5, -6.5, 9, 12,15 RoHS C€ 66
K78L-500R2 500mA 4.75-18 33,5 RoHS 67
K78L-1000R2 1000mA 4.75-18 15,1.8,25,33,5 RoHS 67

15,1.8,25,33,5,65,9,12,15,

K78-1000 1000mA 47532 B0 E B a6 LA RoHS 68
15,18,25,33,5,65,9,12,15,
K78-1000L 1000mA 47532 151825 33059 1215 RoHS 68
K78-1500 1500mA 47518 15,18,25,33,5,65 RoHS 69
K78-1500L 1500mA 47518 15,18,25,33,5,65 RoHS 69
K78-2000 2000mA 4.75-18 15,18,25,33,5,65 RoHS 69
K78-2000L 2000mA 47518 15,18,25,33,5,65 RoHS 69
K78_T-500 500mA 45-28 33,5,9,12,15 RoHS 70
K78_1-1000 1000mA 47518 15,18,25,33,5,65 RoHS 70

> o
Pomocnicze produkty EMC

Zakres napiecia wejéciowego Certyfikaty Strona
FC-LX1D Filtr EMC 85-264VAC 20 RoHS 72
FC-LX1D2 Filtr EMC 85-264VAC 50 RoHS 72
FC-AX3D Filtr EMC 10-36VDC 50 RoHS 73
FC-B02D Filtr EMC 18-75VDC 50 RoHS 73
FC-CO1D Filtr EMC 40-160VDC 35 RoHS 74
FC-CX1D Filtr EMC 40-160VDC 50 RoHS 74
FC-DO3D Filtr EMC 18-36VDC 50 RoHS 75
FC-E03D Filtr EMC 36-75VDC 50 RoHS 75
FI-B03D Filtr EMI 0-80VDC 15 RoHS 76
FILTER2 Filtr przeciwzaktdceniowy / 1.8 RoHS 77
FILTER2T Filtr przeciwzaktéceniowy / 1.2 RoHS 77
FL2D Dtawiki przeciwzaktéceniowe / 35,65 RoHS 77
FS-AO1D Thumik przepiec 0-40VDC 20 RoHS 78
FT-AX1D Ttumik zaktécer impulsowych EFT 0-40VDC 20 RoHS 79
FT-BX1D Thumik zaktécer impulsowych EFT 0-80VDC 20 RoHS 79
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Seria LH - zasilacze 5~25-watowe

Zakres napiecia wejsciowego

Przeglad oferty zasilaczy AC-DC

Napiecie wyjsciowe
(Vo)

Napiecie wyjsciowe
(Vo2)

Certyfikaty

Strona

Moc
wyjéciowa

LH05-10B 5W
LHO05-10A 5w
LH05-10C 5w
LHO05-10D 5w
LH10-108 10W
LH10-10A 10W
LH10-10C 10w
LH10-10D 10w
LH15-10B 15W
LH15-10A 15W
LH15-10C 15W
LH15-10D 15W
LH20-108 20W
LH20-10A 20W
LH20-10C 20W
LH20-10D 20W
LH25-108 25W

85~264VAC/120~370VDC
85~264VAC/120~370VDC
85~264VAC/120~370VDC
85~264VAC/120~370VDC
85~264VAC/120~370VDC
85~264VAC/120~370VDC
85~264VA(/120~370VDC
85~264VA(/120~370VDC
85~264VAC/120~370VDC
85~264VAC/120~370VDC
85~264VAC/120~370VDC
85~264VAC/120~370VDC
85~264VAC/120~370VDC
85~264VAC/120~370VDC
85~264VA(/120~370VDC
85~264VAC/120~370VDC
85~264VAC/120~370VDC

3.3,5,9,12,15,24
+5,+12,+15, +24
5
5
33,5,9,12,15,24
+5,+12,+15,+24
5
5
3.3,5,9,12,15,24,48
+5,+12,+15
5
5
33,5,9,12,15,24
+5,+12,+15
5
5
3.3,5,9,12,15,24,48

-5,-12,-15,-24
+5,+12, +15,+24
5,12,15,24

-5,-12,-15,-24
+12,+15
5,12,15,24

-5,-12,-15
+5,+12, +15,+24
5,12,15,24

-5,-12,-15
+5,+12, 15, +24
12,15,24

ROHS (Mis CE
RoHS
RoHS
RoHS

ROHS (s C€

RoHS (s C€
RoHS

ROHS (Mis CE

ROHS Mis C€
RoHS
RoHS
RoHS

RoOHS (s C€
RoHS
RoHS
RoHS

RoOHS (M CE

20-21
20-21
20-21
20-21
20-21
20-21
20-21
20-21
20-21
20-21
20-21
20-21
20-21
20-21
20-21
20-21
20-21

Seria LH - zasilacze 40~60-watowe

Zakres napiecia wejsciowego

Napiecie wyjsciowe

Napiecie wyjsciowe

Certyfikaty

Moc

wyjsciowa
LH40-10B 40w
LH40-10D 40W
LH40-10A 40w
LH40-10C 40W
LH60-20B 60W

85~264VAC/120~370VDC
85~264VA(/120~370VDC
85~264VAC/120~370VDC
85~264VAC/120~370VDC
90~264VAC/120~370VDC

(Vo1)
33,5,9,12,15,24
5
+5,+12,+15
5
5,9,12,15,24,48

(Vo2)

12,24
-5,-12,-15
+12, %15

ROHS Mis C€
ROHS (M C€
ROHS Mis C€
ROHS (Mis CE
ROHS Mis C€

22
22
22
22
22

Seria LI - 24~120-watowe zasilacze do montazu na szynie DIN

Zakres napiecia wejsciowego

Napiecie wyjsciowe
(Vo1)

Prad wyjsciowy
(mA)

Certyfikaty

Strona

Moc

wyjsciowa
LI24-10B05 24W
LI24-10B12 24W
LI24-10B24 24W
LI72-20824 72W
LI120-10B24 120W

90~264VA(/120~370VDC
90~264VAC/120~370VDC
90~264VA(/120~370VDC
165~264VAC/120~370VDC
90~264VAC/120~370VDC

12
24
24
24

4000100

2000100

1000100
3000
5000

ROHS s
ROHS (A
ROHS ;A\
RoHS
ROHS (s C€

22
22
22

23
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Przeglad oferty zasilaczy AC-DC

Seria LS - 1~5-watowe kompaktowe zasilacze

Prad wyjsciowy (mA)

Certyfikaty

Strona

wyj!\s{(c(i)(c)wa Zakres napiecia wejsciowego NapIQCI(i/\[I)V():I;SCIOWG
LS01-S w 85~264VAC/70~400VDC 5,9,12,15,24
LS03-R2S 3W 85~264VAC/70~400VDC 33,5,9,12,15,24
LS05-S SW 85~264VAC/100~400VDC 33,59,12,15,24

200,111, 83, 67,42
500,330, 250, 200, 125
1000, 560, 420, 330, 210

ROHS ;s CE
ROHS ;s C€
ROHS M C€

24
24
24

Zasilacze do zastosowan w energetyce

Certyfikaty

Strona

Moc Zakres napiecia wejsciowego Napiecie wyjsciowe

wyjéciowa (VDQ)
LM120-02J0512-05 126W 130~200VAC, 154~308VDC 5/£12/24/24
LM30-00J0512-03E 30W 85~264VAC, 90~370VDC 5/£12/24
LHO05-10B_E 5W 85~264VAC, 120~370VDC 59,12,24
LHO5-10D_E 5W 85~264VAC, 120~370VDC 5/5,5/24
LH10-10B_ER2 10w 85~264VAC, 120~370VDC 12,24
LH10-10D_ER2 10w 85~264VAC, 120~370VDC 5/5,5/12,5/24
LH15-10B_ER2 15W 85~264VAC, 120~370VDC 512,24
LH15-10D_ER2 15W 85~264VAC, 120~370VDC 512,524
LH25-10B_ER2 25W 85~264VAC, 120~370VDC 512,24
L010-24B_K 6.5W 30~280VAC, 30~400VDC 512,13
L010-26D0512-04 10w 65~460VAC, 90~650VDC 5112
L018-26(0513-03 18W 65~460VAC, 90~650VDC 5.6/13/13

Klasa B
Klasa B
Klasa B
Klasa B
Klasa A
Klasa A
Klasa A
Klasa A
Klasa A
Klasa B
Klasa B
Klasa B

RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Przeglad oferty produktow
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Przeglad oferty przetwornic DC-DC

Zasilacze do aplikacji fotowoltanicznych z bardzo szerokim zakresem napiecia wejsciowego 6:1, 12:1

Zakres napiecia wejsciowego Napiecie wyjsciowe

Moc wyjsciowa (VDO) (VD) Certyfikaty
PVO5-R 5W 200-1200 5 RoHS 28
PV10-R 10w 200-1200 524 RoHS 28
PV15 15W 100-1200 12,15,24 RoHS 27
PV40 40W 200-1200 12,15,24 RoHS 28

Przetwornice zaprojektowane do aplikacji inteligentnych nadajnikéw sygnatu

Napiecie wejsciowe Prad wejsciow: Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciow
pig (VDC; E (mfl\) y Pie (VDCy)J 2 (nﬂ\) y Certyfikaty Strona
HK5S_B 5 4-20 33,5 2,32 RoHS 29
HK5S_BV 5 3.5-22 33 3 RoHS 29
HK8S_B 7.5 4-20 3,33,5 3.5,5 RoHS 29

Przetwornice izolowane o niestabilizowanym napieciu wyjsciowym i statym napieciu wejsciowym

Napiecie wejsciowe Napiecie wyjsciowe

Moc wyjsciowa (VDO) (VDO) Certyfikaty Strona
CF_XT-TWR2 1w 5 5 RoHS 29
(B_XT-1W 1w 5 5 RoHS 30
(B_D-1W w 5 5 RoHS 30
B_XT-W2R2 0.25W 512,24 33,512 RoHS 31
B_XT-TWR2 w 33,512, 24 3.3,5,12,15,24 ROHS ;s 31
A_XT-TWR2 w 5,12,15,24 +5,+12, £15,+24 RoHS 32
E_XT-TWAR2 w 5,12,15,24 +5,+12,£15,+24 RoHS 32
F_XT-TWR2 w 33,512, 24 33,5,12,15,24 ROHS s 33
A_S-TWR2 1w 512,24 +5,412,+£15,+24 RoHS 33
B_LS-TWR2 1w 512,24 5,12,15,24 RoHS C€ 33
B_S-TWR2 1w 33,5,12,24 33,5,9,12,15,24 RoHS 34
B_D-1WR2 1w 33,512, 24 33,5,9,12,15,24 RoHS 34
E_S-1TWR2 w 512,24 +5,+12,£15,+24 RoHS 35
F_S-1WR2 w 512,24 5,12,15,24 RoHS C€ 35
G_S-1W w 5,12,15,24 +5,+7.2, 49, £12, %15 ROHS s 35
H_S-TW 1w 512,24 5,7.2,9,12,15,24 ROHS s 35
AY_D-1W 1w 12 +12 RoHS 36
BY_D-1W 1w 12 12 RoHS 36
A_D-2WR2 2W 512,24 +5, +9,+12, 15, £24 RoHS 36
B_D-2WR2 2W 512,24 33,5,9,12,15,24 RoHS 36
A_S-2WR2 2W 512,24 +5,+12,£15,+24 RoHS 37
B_S-2WR2 2W 512,24 5,12,15,24 RoHS 37
E_D-2WR2 2W 512,24 45,49, +12, £15,+24 RoHS 37
F_D-2WR2 2W 512,24 5,9,12,15,24 RoHS 37
E_S-2WR2 2W 512,24 5,412, +£15,+24 RoHS 38
F_S-2WR2 2W 512,24 5,12,15,24 RoHS 38
G_S-2wW 2W 512,24 45,49, £12, £15 RoHS EN60601 38
H_S-2W 2W 512,24 5,9,12,15 RoHS EN60601 38
B_T-3W 3w 5 5 RoHS 39
B_S-3WR2 3w 512 512 RoHS 39
F_S-3WR2 3w 512 512 RoHS 40
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Przeglad oferty przetwornic DC-DC

Przetwornice izolowane o stabilizowanym napieciu wyjsciowym i stalym napieciu wejsciowym

Moc wyjsciowa

Napiecie wejsciowe

Napiecie wyjsciowe

Certyfikaty

Strona

IF_XT-TWR2
[A_KS-1W
[B_LS-1W
[E_KS-1W
IF_S-1W
IA_KS-2W
1B_S-2W
IF_S-2w

w
w
1w
w
1w
2W
2W
2W

(VDQ)
512,24
512,24
512,24
512,24
512,24
512,24
512,24
512,24

(VDQ)
5912,15
+5,49, +12, £15
5,9,12,15,24
+5,49, +12, +15
59,12,15
+9,+12,+15
5
5

RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS

40
4
4
4
42
43
43
43

Przetwornice izolowane o stabilizowanym napieciu wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 2:1

Moc wyjéciowa

Zakres napiecia wejéciowego

Napiecie wyjsciowe

Certyfikaty

Strona

WRA_S-1WR2
WRB_S-1WR2
WRE_S-1WR2
WRF_S-TWR2
WRA_S-3WR2
WRB_S-3WR2
WRE_S-3WR2
WRF_S-3WR2
WRA_(Z)P-3WR2
WRB_(Z)P-3WR2
WRE_P-3WR2
WRF_P-3WR2
WRB_MT-3W
WRF_MT-3W
VRA_ZP-6WR2
VRB_ZP-6WR2
VRA_YMD-6WR2
VRB_YMD-6WR2
VRA_(X)D-10WR2
VRB_(X)D-10WR2
VRA_LD-15WR2
VRB_LD-15WR2
VRA_LD-20WR2
VRB_LD-20WR2
VRA_LD- 30WR2
VRB_LD-30WR2
VRB_LD-50W

1w
1w
w
1w
3W
3W
3W
3W
3w
3W
3W
3W
3W
3W
oW
oW
oW
oW
10W
10w
15W
15W
20W
20W
30W
30W
50W

(VDQ)
4.5-9,9-18,18-36, 36-75
4.5-9,9-18,18-36, 36-75
4.5-9,9-18, 18-36, 36-75
4.5-9,9-18, 18-36, 36-75
4.5-9,9-18, 18-36, 36-75
4.5-9,9-18, 18-36, 36-75
4.5-9,9-18,18-36, 36-75
4.5-9,9-18,18-36, 36-75
4.5-9,9-18,18-36, 36-75
4.5-9,9-18,18-36, 36-75
4.5-9,9-18, 18-36, 36-75
4.5-9,9-18, 18-36, 36-75

9-18, 18-36, 36-75
9-18, 18-36, 36-75
9-18, 18-36, 36-75
9-18, 18-36, 36-75
9-18, 18-36, 36-75
9-18,18-36, 36-75
9-18, 18-36, 36-75
9-18, 18-36, 36-75
9-18, 18-36, 36-75
9-18, 18-36, 36-75
9-18, 18-36, 36-75
9-18, 18-36, 36-75
18-36, 36-75
18-36, 36-75
18-36,36-75

(VDQ)
+5,+12,+15
512,15,24
+5,£12, %15
5,12,15,24
+5,+12, %15
512,15,24
+5,+12, 15
512,15,24
+5,49,+12, £15
3.3,5,12,15,24
+5,49, +12,£15
3.3,5,12,15,24
512,15,24
512,15,24
+5,+12, 15
3.3,5,12,15
+5,+12,+15
3.3,5,12,15,24
+5,£12, %15
3.3,5,12,15,24
+5,+12, 15,424
3.3,5,12,15,24
+5,412, 15, +24
3.3,5,12,15,24
+15,+24
33,5,9,12,15, 24
3.3,5,12,15,24

RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS (€
RoHS (€
RoHS (€
RoHS (€
RoHS (€
RoHS (€
RoHS (€
RoHS (€
RoHS
RoHS (€
RoHS

4
44
44
44
45
45
45
45
46
46
46
46
47
47
47
47
48
48
49
49
50
50
51
51
52
52
5
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Przeglad oferty przetwornic DC-DC

Przetwornice izolowane o stabilizowanym napieciu wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 4:1

e Zakres naplt(g\cll[z; Cv)vejscmwego Naplgq& \ll)vgsaowe Certyfkaty Strona
PWB_ZP-3WR2 3w 9-36, 18-75 33,5,9,12,15,24 RoHS 53
URA_ZP-6WR2 6W 9-36, 18-75 +5,+12, 15 RoHS 53
URB_ZP-6WR2 6W 9-36,18-75 33,5,12,15 RoHS 53
URF_P-6WR2 6W 9-36, 18-75 5,12,15,24 RoHS 54
URH_P-6W 6W 9-36, 18-75 5,15 RoHS 54
URF_LP-10W 10w 9-36,18-75 515 RoHS 55
URF_LP-20W 20W 9-36, 18-75 5,12,15,24 RoHS 55
URA_YMD-6WR2 6W 9-36, 18-75 +5,+12,£15 RoHS 56
URB_YMD-6WR2 6W 9-36, 18-75 33,5,12,15,24 RoHS (€ 56
URA_(X)D-T0WR2 10w 9-36, 18-75 +5,+12, 15 RoHS (€ 57
URB_(X)D-10WR2 10w 9-36, 18-75 33,512,15,24 RoHS C€ 57
URA_LD-15WR2 15W 9-36, 18-75 +5,+12, 15 RoHS (¢ 58
URB_LD-15WR2 15W 9-36,18-75 33,5,12,15,24 RoHS s (€ 58
URA_LD-20WR2 20W 9-36, 18-75 +5,£12,£15 RoHS C€ 59
URB_LD-20WR2 20W 9-36, 18-75 33,5,12,15,24 ROHS s C€ 59
URB_YMD-20W 20W 9-36, 18-75 3.3,5,12,15 RoHS 60
URA_D-30WR2 30W 9-36, 18-75 +5,+12, 15 RoHS 61
URB_D-30WR2 30W 9-36,18-75 5,12,15,24 RoHS 61
URC_D-30WR2 30W 9-36,18-75 3.3/£12,3.3/£15,5/+12, 5/£15 RoHS 61
URB1D_YMD-6W 6W 40-160 5,12,15,24 RoHS (€ 62
URB1D_XD-10W 10w 40-160 5,12,15,24 RoHS C€ 63
URB1D_LD-15W 15W 40-160 3.3,5,12,15,24 RoHS C€ 64
URB1D_LD-20W 20W 40-160 5,12,15,24 RoHS C€ 65

Przetwornice izolowane o wyjsciu statopragdowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 4:1

o Zakres napiecia wejsciowego Napiecie wyjsciowe
Prad wyjsciowy (VDO (VDO Certyfikaty Strona
URB_LD-2000 2000mA 9-36 42 RoHS 66
URB_LD-3000 3000mA 9-36 33,37 RoHS 66

Przetwornice nieizolowane o stabilizowanym napieciu wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego

Prad wyjsciowy W;Zt:givzzzlf\c;; 0 Naplecl(il\lg/g)jsaowe Certyfikaty Strona
15,1.8,25,33,5,6.5,9,12,15
K78-500R2 500mA 4.75-32 15,-18,-2.5,-33, 5,65, -9, -12, -15 RoOHS C€ 66
K78L-500R2 500mA 4.75-18 33,5 RoHS 67
K78L-1000R2 1000mA 4.75-18 15,1.8,25,33,5 RoHS 67
1.5,1.8,25,33,5,6.5,9,12,15
K78-1000 1000mA 4.75-32 15,18, 25,33 5,659, 12,15 RoHS 68
15,1.8,25,33,5,6.5,9,12,15
K78-1000L 1000mA 4.75-32 15,18,-25,-33 5,659, 12,15 RoHS 68
K78-1500 1500mA 4.75-18 15,1.8,25,33,5,6.5 RoHS 69
K78-1500L 1500mA 4.75-18 15,1.8,25,33,5,6.5 RoHS 69
K78-2000 2000mA 4.75-18 15,1.8,25,33,5,6.5 RoHS 69
K78-2000L 2000mA 47518 15,1.8,25,33,5,6.5 RoHS 69
K78_T-500 500mA 4.5-28 33,5,9,12,15 RoHS 70
K78_T-1000 1000mA 4.75-18 15,1.8,2.5,33,5,6.5 RoHS 70
K78U-500 500mA 9-72 33,5,6.5,9,12,15,24 RoHS 70
K78U-500L 500mA 9-72 33,5,6.5,9,12,15, 24 RoHS 70
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Przeglad oferty pomocniczych produktéw EMC,
izolowanych transceiveréw i wzmacniaczy izolacyjnych

Pomocnicze produkty EMC

Zakres napiecia wejéciowego

Strona

FC-LX1D Filtr EMC 85-264VAC
FC-LX1D2 Filtr EMC 85-264VAC
FC-AX3D Filtr EMC 10-36VDC
FC-B02D Filtr EMC 18-75VDC
FC-C01D Filtr EMC 40-160VDC
FC-CX1D Filtr EMC 40-160VDC
FC-DO3D Filtr EMC 18-36VDC
FC-E03D Filtr EMC 36-75VDC
FI-B03D Filtr EMI 0-80VDC
FILTER2 Filtr przeciwzaktdceniowy /
FILTER2T Filtr przeciwzaktéceniowy /
FL2D Dfawiki przeciwzaktdceniowe /
FS-AO1D Thumiki przepiec 0-40vDC
FT-AX1D Thumik zaktdcer impulsowych EFT 0-40VDC
FT-BX1D Thumik zaktdcer impulsowych EFT 0-80vDC

Certyfikaty
20 RoHS
50 RoHS
50 RoHS
50 RoHS
35 RoHS
50 RoHS
50 RoHS
50 RoHS
15 RoHS
18 RoHS
1.2 RoHS
35,65 RoHS
20 RoHS
20 RoHS
20 RoHS

Modutly izolowanych transceiveréw do przemystowych magistral

Napiecie zasilania

Szybkos¢

Certyfikaty

Strona

TD301/501DCAN Moduty jednokanatowego, uniwersalnego transceivera CAN
TD302/502DCAN Moduty dwukanatowego, uniwersalnego transceivera CAN
TD301/501DCANH2 Moduty jednokanatowego, szybkiego transceivera CAN
TD301/501DCANH3  Moduty jednokanatoweqo, szybkiego transceivera CAN (wersja ulepszona)
TD301/501D485 Moduty jednokanatowego transceivera RS485

Moduty dwukanatowego transceivera RS485
DRI z dziatkowym zasilgniem izolowanym
TD301/501D485H Moduty jednokanatowego, szybkiego transceivera RS485

Moduty jednokanatowego, szybkiego transceivera RS485
z automatycznym przetaczaniem

Moduty jednokanatowego, szybkiego transceivera RS485 (wersja ulepszona)
Moduty jednokanatowego, szybkiego transceivera RS485

TD301/501D485H-A
TD301/501D485H-E

DR z dodatkowym zasilaniem izolowanym

Moduty jednokanatowego, szybkiego transceivera RS485
TD1211/2411D485H z dodatkowym zasilaniem izolowanym
TD312/512P485H Moduty dwukanatoweqo, szybkiego transceivera RS485

z dodatkowym zasilaniem izolowanym

Moduty dwukanatowego szybkiego transceivera RS485
z podwdjnym zasilaniem izolowanym

Moduty jednokanatowego, szybkiego transceivera RS232
Moduty dwukanatowego, szybkiego transceivera RS232

TD311/511P485

TD301/501D232H
TD302/502D232H

transmisji

3.0-3.6V, 4.5-5.5V 0-1Mbps
3.0-3.6V, 4.5-5.5V 0-1Mbps
3.0-3.6V, 4.5-5.5V 40k-1TMbps
3.0-3.6V,4.5-5.5V 40k-1TMbps
3.17-3.45V,4.75-5.25V  0-9.6kbps
3.17-3.45V,4.75-5.25V  0-9.6kbps
3.17-3.45V,4.75-5.25V  0-115.2kbps
3.17-3.45V,4.75-5.25V  0-115.2kbps
3.17-3.45V,4.75-5.25V  0-500kbps
3.17-3.45V,4.75-5.25V  0-115.2kbps
11.4-12.6V,22.8-25.2V  0-115.2kbps
3.17-3.45V,4.75-5.25V  0-115.2kbps
3.17-3.45V,4.75-5.25V  0-115.2kbps
3.0-3.6V, 4.5-5.5V 0-115.2kbps
3.0-3.6V, 4.5-5.5V 0-115.2kbps

RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS
RoHS

81
81
82
82
83

83
84
84
85
85

85

86

86

87
87

Moduty wzmacniaczy izolacyjnych

Sygnat wejsciowy

Sygnat wyjsciowy

Izolagja

Certyfikaty

Strona

TE_N Wzmacniacze aktywne 4-20mA, 0-5V,0-10V 0-5V,0-10V 2kVAC RoHS 88
TF_N Wzmacniacze aktywne 0-5V, 0-10V 0/4-20mA, 0-5V, 0-10V 2kVAC RoHS 88
TP210/2108 Wzmacniacz aktywny +10V,0-15V +10V,0-15V 2.5kVDC  RoHS 89
TP Wzmacniacze aktywne 0/4-20mA, 0-5V, 0-10V 0/4-20mA, 0-5V,0-10V  2.5kVDC  RoHS 89
T1100N Wzmacniacz pasywny 4-20mA 4-20mA 3kvDC RoHS 920
T1100L Wzmacniacz pasywny 4-20mA 4-20mA 3kvDC RoHS 920
T1100L-F Wzmacniacz pasywny, zasilany z petli pradowej 4-20mA 4-20mA 3kvDC RoHS 90
T_LF Wzmacniacze pasywne, zasilane z petli pradowej 0-2V, 0-4V 4-20mA 2kVAC RoHS 91
T_AP Dodatni i ujemny sygnat wejsciowy +5V, 10V 4-20mA, 0-5Y, 0-10V 2.5kVDC  RoHS 9
T_CP Dodatni i ujemny sygnat wejsciowy/wyjsciowy +5V, £10V +20mA, £5V, £10V  2.5kVDC  RoHS 92
™_P Miliwoltowy dodatni sygnat wejsciowy 0-10/30/50/75/100mV 4-20mA, 0-2.5/5/10V. 2.5kVDC  RoHS 92
T™_CP Miliwoltowy dodatni i ujemny sygnat wejsciowy +10/£50/% 75/£100mV +5V/£10V 2.5kVDC  RoHS 93
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Przeglad oferty sterownikéw LED i sterownikéw IGBT

Sterowniki LED

Zakres napiecia wejéciowego Napiecie wyjsciowe Prad wyjéciowy

(VD) (VDO (mA) Certyfikaty Strona
KC24H-1000 5.5-48 3.3-36 1000 RoHS 93
KC24H-1200 5.5-48 3.3-36 1200 RoHS 93
KC24H-R 5.5-46 3.3-36 0-300, 0-350, 0-500, 0-600, 0-700 RoHS 94
kC24w 5.5-48 3.3-36 0-300, 0-350, 0-500, 0-600, 0-700 RoHS 94
KC24RT 5.5-48 3.3-36 0-300, 0-350, 0-500, 0-600, 0-700 RoHS 94

Przetwornice DC-DC do sterownikow IGBT

Napiecie Zakres napiecia Wyjscie dodatnie ~ Wyjscie ujemne  Prad wyjsciow .
wejs'ciopwi (VDO) wejéciowegE%VDC) : (VDO) : (vocj) : (n)gt\) ' g UV
QA01 15 14.5-15.5 +15 -8.7 +80/-40 3000VAC RoHS 95
QA01-09 15 14.5-15.5 +9 / +111 3000VAC RoHS 95
QA01-A09 15 14.5-15.5 +9 -9 +55/-55 3000VAC RoHS 95
QA01-17 15 14.5-15.5 +17 -8.7 +80/-40 3000VAC RoHS 95
QA02 12 11.6-12.4 +15 -8.7 +80/-40 3000VAC RoHS 95
QA03 24 23.3-24.7 +15 -8.7 +80/-40 3000VAC RoHS 95
QA04 12 9-15 +15 -8 +100/-80 3000VAC RoHS 95
QAWO1 12 9-18 +15 -9 +200 3000VDC RoHS 95
QAW02 24 18-36 +15 -9 +200 3000VDC RoHS 95

Sterowniki IGBT z wbudowanym zasilaczem

Napiecie zasilania Napiecie Wartos¢ szczytowa Maks. Sterowane

V(C bramki natezenia na wyjsciu czestotliwos¢ kanaty i gl ST
QP12W055-37 15V +15V/-8V +5A 20kHz 1 3750VAC RoHS 9%
QP12W055-37A 12V +15V/-8V +5A 20kHz 1 3750VAC RoHS 96
Sterownik IGBT

Napiecie zasilania  Napiecie zasilania Napiecie Wartos¢ szczytowa Maks. Sterowane
V(C VEE bramki natezenia nawyjéciu  czestotliwos¢ kanaty

QC962-K 15V -10v +15V/-9V +5A 20kHz 1 3750VAC RoHS 96

Seria

lzolaca  Certyfikaty  Strona
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Funkcje pinéw

Przetwornice DC-DC

GND
+Vo

ov

Vo
DC(-Vin)
DC(+Vin)
Vadj
(TRL
ON/OFF
s

Trim
-Sense
+Sense
NC

000

Masa wejécia

+ Napiecia wyjsciowego

Masa wyjécia

- Napiecia wyjsciowego

- Napiecia wejsciowego DC

+ Napiecia wejsciowego DC

Napiecie requlowane

Funkcja zdalnego wtaczania/wytaczania

Funkgja zdalnego wiczania/wyfaczania, UVLO i opéZnienia startu
Podfaczenie kondensatora (redukcja wspétczynnika tetnieri)
Trymowanie napiecia na wyjsciu

Kompensacja spadkow napiecia w przewodach (podtaczenie do 0V)
Kompensacja spadkéw napiecia w przewodach (podtaczenie do +Vo)

Pin niepodtaczony

Zasilacze AC-DC

AC(N)
AC(L)
Vo
+Vo
Trim

(oM
N

+V(CAP)
-V(CAP)
NC

Funkgje Pindw

Przewéd zerowy

Przewdd fazowy

- Napiecia wyjsciowego

+ Napiecia wyjsciowego
Trymowanie napiecia na wyjsciu

Wyjscie “common”
Uziemienie ochronne
+ Zewnetrznego kondensatora filtrujacego

- Zewnetrznego kondensatora filtrujacego

Pin niepodtaczony

Moduty wzmacniaczy
izolacyjnych
(o] Pin+  + Napiecia zasilania
Pin- - Napiecia zasilania
Pout+ 4+ Wyjsciaizolowanego
Pout- - Wyjscia izolowanego
Pgnd  Masa wyjécia izolowanego
Vo  Wyjscie
+Poss  + Zasilania izolowanego wyjscia
-Poss - Zasilania izolowanego wyjscia
FB  Wejscie sprzezenia zwrotnego
Ocom  Masa wyjscia
lcom  Masa wejscia
Pincom/GND  Masa zasilania
lout  Wyjscie pradowe
lin  Wejécie pradowe
Sin+ 4+ Wejscia sygnatowego
Sin- - Wejscia sygnatowego
Sout+  + Wyjscia sygnatowego
Sout- - Wyjscia sygnatowego
+Piss  + Zasilania izolowanego wejscia
-Piss - Zasilania izolowanego wejscia
-IN  Wejscie odwracajace wzmacniacza
+IN  Wejscie nieodwracajace wzmacniacza
Pin  Napiecie zasilania
Adj  Wzmocnienie requlowane
GR  Pomocnicza regulacja wzmocnienia
SG  Regulacja wzmocnienia
IR Pomocnicza requlacja zera
o SZ  Regulacja zera
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Zasilacze
AC-DC

1. Seria LH - zasilacze 5~25-watowe 20-21

2. Seria LH - zasilacze 40~60-watowe 22

3. Seria LI - 24~120-watowe zasilacze do montazu na szynie DIN .. 22-23

4. Seria LS - 1~5-watowe kompaktowe zasilacze 24

5. Zasilacze do zastosowan w energetyce 25




Seria LH

5~25-watowe zasilacze AC-DC

c“us CE RoHS

Wiasciwosci

« Uniwersalny zakres napiecia wejsciowego: 85~264VAC, 120~370VDC
« Temperatura pracy: -25°C~+70°C

« Wysokie napiecie izolacji WE-WY: 3000VAC

« Poziom tetnien i szumow na wyjsciu: 50mVp-p

« Wysoka sprawnos¢, niski pobér mocy w stanie spoczynku

« Zgodnos¢ z normg EN55022 Klasa B w zakresie EMI
« Certyfikaty UL/EN60950

« Zabezpieczenie termiczne, nadpradowe i przeciwzwarciowe

- Opcje wykonania do montazu: na P(B, w chassis i na szynie DIN | 57l ke - ’

Moc wyjsciowe wyjsciowe T.gtmema Sprawnos¢
« Przeznaczone do zastosowari w energetyce, wyjciowa  / P’Q‘Vm;g"’wy ! P’q\‘}ovg)'l’;gmwy fsaumy (%)
kontroli procesdw przemystowych, oprzyrzadowaniu LH15-10803 QOW  33V/3000mA 7
LH15-10B05 5V/2800mA 76
Napiecie Napiecie LH15-10B09 9V/1600mA 78

i) wyj'\éAc?;wa / Pr‘ggjvs;/c;})s'vcvigwy / Pr‘;vél j\i/c;?s"gif)wy Tle:;]lllel-“rlll)lla Spr?(\%?os’c’ _ L5082 | 12V/1250mA 8
Vo1/lo1 Vo2/l02 LH15-10B15 15V/1000mA 80
LH05-10B03 4w 3.3V/1250mA 70 LH15-10B24 24V/625mA 84
LH05-10B05 5V/1000mA 75 LH15-10B48 48V/320mA 85
LH05-10B09 9V/550mA 77 LH15-10A05 +5V/1500mA -5V/1500mA 76
LH05-10B12 12V/420mA 79 LH15-10A12 +12V/650mA -12V/650mA Somip-p 81
LH05-10B15 15V/330mA 80 LH15-10A15 15W +15V/500mA -15V/500mA 83
LHO05-10B24 24V/230mA 82 LH15-10€0505-05 5V/2000mA +5V/500mA 75
LH05-10A05 +5V/500mA -5V/500mA 75 LH15-10€0512-02 5V/2000mA +12V/200mA 77
LH05-10A12 +12V/210mA -12V/210mA 79 LH15-10€0515-02 5V/1800mA +15V/200mA 78
LH05-10A15 +15V/160mA -15V/160mA 79 LH15-10€0524-01 5V/2000mA +24V/100mA 78
LH05-10A24 5w +24V/100mA -24V/100mA Somifp-p 80 LH15-10D0505-08 5V/2200mA 5V/800mA 76
LH05-10€0505-01 5V/800mA +5V/100mA 70 LH15-10D0512-04 5V/2000mA 12V/400mA 80
LH05-10€0512-01 5V/600mA +12V/100mA 73 LH15-10D0515-03 5V/2000mA 15V/300mA 80
LH05-10€0515-01 5V/600mA +15V/80mA 74 LH15-10D0524-02 5V/2000mA 24V/200mA 81
LH05-10€0524-01 5V/600mA +24V/50mA 75 LH20-10B03 3.3V/4100mA 73
LH05-10D0505-01 5V/900mA 5V/100mA Al LH20-10B05 5V/3500mA 75
LH05-10D0512-01 5V/750mA 12V/100mA 73 LH20-10B09 9V/2100mA 77
LH05-10D0515-01 5V/700mA 15V/100mA 73 LH20-10812 12V/1600mA 81
LH05-10D0524-01 5V/600mA 24V/100mA 75 LH20-10B15 15V/1300mA 83
LH10-10B03 6.6W 3.3V/2000mA 70 LH20-10B24 24V/850mA 85
LH10-10B05 5V/2000mA 76 LH20-10A05 +5V/2000mA -5V/2000mA 75
LH10-10B09 9V/1100mA 78 LH20-10A12 +12V/830mA -12V/830mA 82
20W S50mVpp ——

LH10-10B12 12V/900mA 80 LH20-10A15 +15V/650mA -15V/650mA 83
LH10-10B15 15V/700mA 81 LH20-10C0505-05 5V/2500mA +5V/500mA 73
LH10-10B24 24V/450mA 82 LH20-10C0512-04 5V/2000mA +12V/400mA 75
LH10-10A05 +5V/1000mA -5V/1000mA 76 LH20-10€0515-03 5V/2000mA +15V/300mA 76
LH10-10A12 +12V/450mA -12V/450mA 80 LH20-10€0524-02 5V/2000mA +24V/200mA 77
LH10-10A15 10W +15V/350mA -15V/350mA S0mifp-p 81 LH20-10D0512-06 5V/2500mA 12V/600mA 75
LH10-10A24 +24V/200mA -24V/200mA 84 LH20-10D0515-05 5V/2500mA 15V/500mA 76
LH10-10€0512-02 5V/1000mA +12V/200mA 75 LH20-10D0524-03 5V/2500mA 24V/300mA 77
LH10-10€0515-02 5V/900mA +15V/200mA 75 LH25-10B03 3.3V/4100mA 73
LH10-10D0505-02 5V/1800mA 5V/200mA 75 LH25-10B05 5V/4100mA 74
LH10-10D0512-02 5V/1500mA 12V/200mA 79 LH25-10B09 9V/2500mA 78
LH10-10D0515-02 5V/1400mA 15V/200mA 79 LH25-10B12 25W 12V/2100mA 50mVp-p 82
LH10-10D0524-02 5V/1000mA 24V/200mA 81 LH25-10B15 15V/1600mA 83
1.“A2" na koricu symbo!y oznacza produkty do montazu w chassis, natomiast “A4” - do fnontaiu na szynie DIN. LH25-10B24 24V/1100mA 85
2. \;Vp;;rg&ztfgyigl:)l:zg; Et\évv);z;?;;g ;:ﬁavgva&:cc?: dziedzinie EMC mozna skorzystac LH25-10848 48V/500mA 87
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Wymiary obudowy do montazu na P(B

Schemat i wymiary
o (widok przodu) LHO5 LH10 LH15 LH20 LH25
A 48.50 55.00 62.00 70.00 70.00
ES B 36.00 55.00 45.00 48.00 48.00
—={l=— &¥1.00[0.039] C 20.50 21.00 22.50 23.50 23.50
D 40.50 47.00 54.00 62.00 62.00
(o3 E 12.50 17.50 17.50 20.00 20.00
N s F 4.00 5.00 5.00 5.75 5.75
7 : G 10.00 12.50 12.50 12.50 12.50
wi s o Funkgje pinow
Trié 1. Pin LH-108 LH-10A LH-10C LH-10D
N 1 + + + <+
D 2 AC(N) AC(N) AC(N) AC(N)
A 3 AC(L) AC(L) AC(L) AC(L)
Jednostka: mm [cal] 4 Vo Vo Vo1 Vo1
Dhugos¢ pindw (H): > 6.00mm [0.236"] 5 Brak pinu Brak pinu +Vo1 +Vol
Tolerandja Srednicy pindw: +0.10mm [+0.004"]
Ogélna doktadnosc: +0.5mm [£0.02" 6 Brak pinu (OM Vo2 Brak pinu
7 Brak pinu Brak pinu oM Vo2
8 +Vo +Vo +Vo2 +Vo2
Trim Trim** Brak pinu Brak pinu Brak pinu

Brak pinu“1”dla dla produktow z serii LH15-10B;
**Pin“Trim" wystepuje tylko dla produktow z serii LH20/25-108;

Wymiary obudowy do montazu w chassis

96.10[3.783] sch . . Funkde piné
‘ 86.1003.390] ‘ - 23.5000.138] chemat i wymiary unkcje pinéw
‘ | Seria Wyrmiary Pin LH-10B | LH-10A | LH10C  LH-10D
o
olls LHO5_A2 96.1x54.0x29.0(mm) 1 =+ =+ =+ =+
11O olls £ & LH10_A2 96.1x54.0x29.5(mm) 2 AC(N) AC(N) AC(N) AC(N)
2 g (widok g6ry) olll s § é LH15_A2 96.1x54.0x31.0(mm) 3 AC(L) AC(L) AC(L) AC(L)
ollr ¢ 3 LH20_A2 96.1x54.0x32.0(mm) 4 Vo -Vo Vol Vol
o||¢ \ \ LH25_A2  96.1x54.0:32.0(mm) 5 NC NC ol | +Vol
&) ) 6 NC/Trim** | COM Vo2 NC
7 NC NC oM -Vo2
* Jednostka: mm [cal]
) | § 0Ogdlna doktadno$¢: +0.5mm [0.02] 8 +Vo +Vo +Vo2 +Vo2
ok prod) ﬂ = Rysunek dotyczy produktow seri LH15, Brak pinu“1”dla produktow z serii LH15-10B_A2;
L1 ; dla produktow pozostatych seri wysokosc jestinna **Pin“Trim” wystepuje tylko dla produktéw 2 serii LH20/25-10B_A2,
1 dla pozostatych produktéw o pojedynczym wyjsciu pin pozostaje
8.50(0.335] — niepodfaczony;

20600811 —

Wymiary obudowy do montazu na szynie DIN

96.10(3.783]

$6.103.390 Schemat i wymiary Funkgje pinow
& - & Seria Wymiary Pin LH-10B | LH-10A  LH-10C | LH-10D
[ Mol LHO5_A4 | 96.1x54.0x33.6(mm) 1 =+ + + +
I\ ols €8 LH10_A4 | 96.1x54.0x34.1(mm) 2 AC(N) AC(N) AC(N) AC(N)
2|® (widok g6ry) offs & % LH15_A4 | 96.1x54.0x35.6(mm) 3 AC(L) AC(L) AC(L) AC(L)
M o7 € 3 LH20_A4 96.1x54.0x36.6(mm) 4 Vo -Vo Vol -Vol
] |8 LH25_A4 96.1x54.0:36.6(mm) 5 NC NC ol | Vol
® @) 6 NU/Tim™  COM o2 NC
7 NC NC oM -Vo2
Jednostka: mm [cal]
. | Sz 0Ogélna doktadnos¢: +:0.5mm [£0.02"] 8 +Vo +Vo +Vo2 +Vo2
{widok pzod) ﬂ == Rysunek dotyczy produktow z serii LH15, Brak pinu“1” dla produktw z serii LH15-10B_A4;
L] = % dla produktow pozostatych serii wysokos jest inna **Pin“Trim” wystepuje tylko dla produktow z serii LH20/25-10B_A4,
s dlap tych produktéw o pojedynczym wyjsciu pin pozostaje
= L ] = niepodtaczony;
8.50[0.335] —
20.60[0.811] ——
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LH40 & LH60 cMhus (€ RoHS

40~60-watowe zasilacze AC-DC

Wiasciwosci

- Uniwersalny zakres napiecia wejéciowego: 85~264VAC, 120~370VDC
« Temperatura pracy: -40°C~+ 70°C

« Wysokie napiecie izolacji WE-WY: 3000VAC, 4000VAC

« Poziom tetnien i szuméw na wyjsciu: 50mVp-p

« Wysoka sprawnos¢, niski pobdr mocy w stanie spoczynku

« Zgodnos¢ z norma EN55022 Klasa B w zakresie EMI LH40 89.00x63.50%25.00(mm)

Jd= Funkgje pinéw
. Certyﬁkaty UL/EN60950 I (widok przodu) Ei Pin  LH40-A LH40-B LH40-C LH40-C
| I 1 AC(L) AC(L) AC(L) AC(L
« Zabezpieczenie termiczne i przeciwzwarciowe —-i1.20[0.047) gg 2 AC:N)) AC:N)) AC((N)) AC((N))
= 3 +Vo  +Vo  +Vo2 +Vo2
« Przeznaczone do zastosowan w energetyce, kontroli procesow przemystowych, oprzyrzadowaniu | 717 r 4 Brakpinu Brakpinu_+Vo1__+Vot
sz 64— 5 COM Vo COM(Vo2) -Vo2
apiecie apiecie eafl & & = -Vo rim -Vo
symbol MQ( wyj?ci%we wyj?c?py\{e hg(a)]!(:r.nonbocs!?iz :x': Tgtnienia Sprawnos¢ T i “ et |
wyjsciowa /Prad wyjSciowy  / Prad wyjsciowy ) i szumy (%) 11 3 Tgle':g;tq:‘smn[icc;iindwz10.10mm[¢voo4"1
Vol/lo1 Vo2/lo2 . Fg;ggg 531]44 Ogélna dokadnosc: +0.5mm [0.02']
LH40-10803 264W | 33V/8000mA 60000 78 S
LH40-10B05 5V/8000mA 40000 82
LH40-10B09 9V/4444mA 12000 84 LH50: 108.00x58.50x30.00(mm) Funkge pindw
LH40-10812 12V/3333mA 9000 84 = , e M Rk
LH40-10B15 15V/2666mA 7000 84 g I L) zE ST
LH40-10B24 24V/1667mA 2000 84 ° UL 2 Ao
LH40-10D012-13 5V/5000mA 12V/1250mA 10000/470 | 50mVp-p 82 o7.303851] j;
LH40-10D0524-06 5V/5000mA 24V/625mA 10000/400 82 [ L o5 ﬁ
LH40-10A05 +5V/4000mA | 5V/4000mA +12000 82 15 wmsp.1g -] <IS P—
LH40-10A12 +12V/1666mA  -12V/1666mA +4400 84 8% =5 it - ST
LH40-10A15 +15V/1333mA | -15V/1333mA £1000 84 I atsiol 33
LH40-1000512-06 5V/5000mA | +12V/600mA | 10000/780 82 |l = S
LH40-10€0515-05 5V/5000mA | +15V/500mA | 10000/:900 82 £82z B =
LH60-20805 50W 5V/10000mA 80000 82 == =
LH60-20B09 9V/6600mA 28000 84 Jednostha: mm [al
 LheoB2 120/5000mA e 86 el e
LH60-20B15 60W 15V/4000mA 12000 86 Tolerandja wysokosdi pinow: £1.00mm [:0.040°] Skala2:1
LH60-20824 240/2500mA 4000 86 ks sinych wioragh e 2sasowac ety mocuce
LH60-20848 48V/1250mA 1000 86

L|24 c“us RoHS

24-watowe zasilacze AC-DC do montazu na szynie DIN
Wiasciwosci

« Uniwersalny zakres napiecia wejsciowego: 90~264VAC, 120~370VDC

« Temperatura pracy: -25°C~+70°C

« Wysokie napiecie izolacji WE-WY: 3000VAC

+ Poziom tetnien i szuméw na wyjsciu: 50mVp-p

« Wysoka sprawnos¢, niski pobér mocy w stanie spoczynku

« Zgodnos¢ z normami EN55022/IEC61000 w zakresie EMC 90.50¢22.50x114.00(mm)

« Certyfikaty UL60950 | 99.50(3.917] e r @ éﬂ |
« Zabezpieczenie nadnapieciowe, nadpradowe, podnapieciowe na wejéciu i przeciwzwarciowe e weemd N
. . . S . = = Funkgje pinéw
« Przeznaczone do zastosowan w energetyce, kontroli proceséw przemystowych, gérnictwie g gL ﬁ
3 o= _Fin Funkga
g S 1.2 +Vo
Moc Zakres napigcia Napiecie wyjsciowe  Prad wyjsciowy ~ Sprawnos¢ = = %
wyjéciowa wejsciowego (VDC (mA (%) 5767,“
L124-10805 100~240VAC 5 4000+100 75 — PR
_ N — ==
L124-10812 UW (90~264VA0) 12 2000+100 85 35 50 | Jednostia:mm a]
L124-10B24 ‘ 50/60Hz 2% 1000450 87 [1.398] 22.50[0.886]  0gdlna dokfadnosc: :0.5mm [:0.02"]
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LI72 RoHS

72-watowy zasilacz AC-DC do montazu na szynie DIN
'“l“:I

Wiasciwosci

« Zakres napiecia wejsciowego: 165~264VAC, 180~370VDC

« Temperatura pracy: -25°C~+70°C

=
« Wysokie napiecie izolacji WE-WY: 4000VAC
« Sprawnos¢ do 86%

« Spetnia wymogi norm EN55022/IEC61000 w zakresie EMC

. . . . e . . 113.00x45.00x115.85(mm)
. Zabezpleczenle nadnapugaowe, nadprqdowe, podnapleaowe Na wejsciu | przeciwzwarciowe 115.60[4.551]

113.00[4.449]

‘ Funkje pinéw

) Pin Funkga P Funkdga
} 1,2 +Vo " +Vo

3.4 Vo 12 -Vo

T 5 =+ 13 +Vo

1112131415 6 AC(N) 14 Vo

7 AC(L) 15 +Vo

« Do zastosowar w energetyce, kontroli proceséw przemystowych,
urzadzeniach komunikacyjnych

B

45.00(1.772]

117.65[4.632)
115.85(4.561]

Moc Zakres napiecia Napiecie Prad wyjsciowy  Sprawnos¢

Jednostka: mm [cal]

Y wyjsciowa  wejsciowego  wyjsciowe (VDC) (mA) (%) FEEEE ] 0gélna doktadnosé: =0.5mm [:0.02']

L172-20824 72W 165~264VAC 24 3000 86

L1120 cMus (€ RoHS

120-watowy zasilacz AC-DC do montazu na szynie DIN
Wiasciwosci

- Uniwersalny zakres napiecia wejéciowego: 90~264VAC, 120~370VDC

« Temperatura pracy: -25°C~+70°C

« Wysokie napiecie izolacji WE-WY: 3000VAC

« Sprawnos¢ do 92%

+ Spetnia wymogi norm EN55022/IEC61000 w zakresie EMC

. Certyﬁkaty UL/EN60950 125.00x120.00x35.00(mm)

Funkcje pinéw
CTRL+ CTRL- m
- Zabezpieczenie nadnapieciowe, nadpradowe, podnapieciowe na wejsciu BEBEEERERaES gﬁ.ﬁg f T2+
i przeciwzwarciowe Gitacccsiiiinece % LT
0000 n00S58000 5 AC(N)
6 AC(L)
- Do zastosowari w energetyce, kontroli procesow przemystowych, oo N
. . . [ 112.70[4.437] ———| .
urzadzeniach komunikacyjnych D= e
01 (1 234)
21— oc on
Q|
= ® = V ADJ
N IL76 5
S Moc Zakres napiecia Napiecie Prad wyjsciowy  Sprawnos¢ (LIUIERE) (R
y wyjécowa  wejéciowego  wyjéciowe (VDC) (mA) ) éﬁ;".ﬁ?ﬁiiﬁ&"ﬂ]ﬂ(u]mm e

L1120-10B24 120W 90~264VAC 24 5000 92
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LS01-S & LS03-R2S

1~3-watowe kompaktowe zasilacze AC-DC
Wiasciwosci

« Szeroki zakres napiecia wejsciowego: 85~264VAC, 70~400VDC

« Temperatura pracy: -40°C~+85°C

« Brak redukcji mocy znamionowej w przedziale temperatury -25°C~+55°C
« Wysoka sprawnos¢, mate wymiary

« Niski koszt, wysoka niezawodnos¢

« Certyfikaty UL/EN60950

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i nadpradowe

« Dostepne takze w wersji katowej, aby zmniejszy¢ wysokos¢ produktu koicowego

Sl Moc Napiecie wyjsciowe Tetnienia Sprawnos¢
Y wyjéciowa /Prad wyjsciowy (Vo/lo) i szumy (%)
LS01-15B05SS 3.3V/8000mA 66
LS01-15B09SS 5V/8000mA 67
LS01-15B12SS w 9V/4444mA 50mVp-p 70
LS01-15B15SS 12V/3333mA 69
LS01-15B24SS 15V/2666mA 68
1S03-15B03SR2S 1.65W 3.3V/500mA 63
0mVp-p —
LS03-15B05SR2S 25W 5V/500mA 68
1503-15B09SR2S 9V/333mA 75
1S03-15B125R2S 12V/250mA 77
3w 50mVp-p
1S03-15B15SR2S 15V/200mA 78
1S03-15B24SR2S 24V/125mA 80

W przypadku wejécia AC wymagane jest dotaczenie zewnetrznych kondensatorow filtrujacych

LS05-S

5-watowe kompaktowe zasilacze AC-DC
Wiasciwosci

« Szeroki zakres napiecia wejsciowego: 85~264VAC, 100~400VDC

« Temperatura pracy: -25°C~+ 85°C

+ Brak redukcji mocy znamionowej w przedziale temperatury -25°C~+55°C
« Wysoka sprawnos¢, mate wymiary

« Niski koszt, wysoka niezawodnos¢

« Certyfikaty UL/EN60950

« Zabezpieczenie termiczne i przeciwzwarciowe

« Dostepne takze w wersji katowej, aby zmniejszy¢ wysokos¢ produktu koricowego

Symbol ch Napigci'el vyyjs’ciowe Tgtnienia Sprawnos¢

wyjéciowa /Prad wyjsciowy (Vo/lo) iszumy (%)
LS05 -15B03SS 3.3W 3.3V/1000mA 50mVp-p 65
LS05-15B05SS 5V/1000mA 70
LS05-15B09SS 9V/560mA 72
L505-15B12SS 5w 12V/420mA 50mVp-p 74
L505-15B15SS 15V/340mA 75
1505-15B24SS 24V/210mA 75

W przypadku wejscia AC wymagane jest dotaczenie zewnetrznych kondensatorow filtrujacych

35.00x

c“us CE RoHS

16.85[0.664]

18.00x11.00(mm)
Max35.00[1.378] Funkgje pinéw
AC(N)

(widok przodu) T3 ACL)

+V(CAP)

Max18.00[0.709]

1 5 7 1012

1,30[0.051]«W‘

Vo

1
3
5
7 -V(CAP)
10
12 +Vo

El

0.00[0.394]

——w 00010
=

0.50(0.020]
5.08[0.200] Jednostka: mm [cal]
27.94[1.100] Tolerancja rozstawu pinw: £0.10mm [0.004"]

0gélna doktadnos¢: +0.5mm [0.02"]

t{»o.som.ozm

f
widok 'm Max11.00[0.433]
_al R\ :
5+ |

Max1.75(0.0691 1

42.00x18.50%13.65(mm)
Funkgje pinow
| Max42.00[1654] ‘ =
— o =z 1 AC(N)
§ = s 3 +AC(L)
s = g 5 TV(CAP)
1wl 7 UEY)
w.so[o.osﬂ:[“t: ]l M H H H
0.50[0.020] Min10.00[0.394] A

b

ﬂ[ozoo]
3302(1300] Jednostka: mm [cal]

Tolerancja rozstawu pinéw: £0.10mm [+0.004"]
0gdlna doktadnosc: £0.5mm [+0.02"]

!
,J_l: Max13 650.537)

~1~-0.50(0.020]

L (4L

Max4.40[0.173]
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Zasilacze do zastosowan w energetyce RoHS
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -25°C~+70°C

« Sprawnos¢ do 85%, niski pobdr mocy w stanie spoczynku
« Przyjazne srodowisku
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, nadnapieciowe i nadpradowe

« Opcje wykonania do montazu: na PCB, w chassis i na szynie DIN

« Znakomita wydajnos¢ EMC; wytrzymatos¢ bez dodatkowego obwodu zewnetrznego:
2kV/4kV na przepiecia i 4kV na szybkie zaktdcenia impulsowe (EFT)

Napigecie wyjsciowe

Moc wyjéciowa Zakres napiecia wejéciowego Sprawnos¢ (%)

LM120-02J0512-05 126W 130~200VAC, 154~308VDC 5/£12/24/24 Klasa B 85
LM30-00J0512-03E 30w 85~264VAC, 90~370VDC 5/x12/24 Klasa B 83
LH05-10B_E 5w 85~264VAC, 120~370VDC 59,12,24 Klasa B 79
LHO05-10D_E 5W 85~264VAC, 120~370VDC 5/5,5/24 Klasa B 75
LH10-10B_ER2 10W 85~264VAC, 120~370VDC 12,24 Klasa A 81
LH10-10D_ER2 10W 85~264VAC, 120~370VDC 5/5,5/12,5/24 Klasa A 77
LH15-10B_ER2 15W 85~264VAC, 120~370VDC 512,24 Klasa A 83
LH15-10D_ER2 15W 85~264VAC, 120~370VDC 512,524 Klasa A 80
LH25-10B_ER2 25W 85~264VAC, 120~370VDC 512,24 Klasa A 85
1010-24B_K 6.5W 30~280VAC, 30~400VDC 512,13 Klasa B 77
1010-26D0512-04 10.8W 65~460VAC, 90~650VDC 51/12 Klasa B 78
1018-26C0513-03 14.5W 65~460VAC, 90~650VDC 5.6/13/13 Klasa B 80

W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie
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Przetwornice
DC-DC

1. Seria PV 27-28

2. Seria HK 29

3. Przetwornice izolowane o niestabilizowanym
napieciu wyjsciowym i statym napieciu wejsciowym ... 29-40

4. Przetwornice izolowane o stabilizowanym
napieciu wyjsciowym i statym napieciu wejsciowym ... 40-43

5. Przetwornice izolowane o stabilizowanym napieciu
wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 2:1 ... 44-52

6. Przetwornice izolowane o stabilizowanym napieciu
wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 4:1 .... 53-65

7. Przetwornice izolowane o wyjsciu statoprgdowym
i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 4:1 66

8. Przetwornice nieizolowane o stabilizowanym napieciu
wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego ... 66-70



PV15

RoHS

Zasilacze do aplikacji fotowoltanicznych z bardzo szerokim zakresem napiecia

wejsciowego 12:1

Whasciwosci

« Bardzo szeroki zakres napiecia wejéciowego: 100~1200VDC

« Temperatura pracy: -25°C~+70°C

- Napiecie izolaji WE-WY: 4000VDC

« Wysoka sprawnos¢, niski poziom tetnien i szuméw

« Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja

« Znakomita wydajnos¢, dtuga zywotnosc, 3 lata gwarangji

« Szybki czas rozpoczecia pracy bez redukgji mocy wyjéciowej
w catym zakresie napie¢ wejsciowych

« Zabezpieczenie nadnapieciowe, podnapieciowe na wejsciu, przeciwzwarciowe

» Opcje wykonania do montazu: na PCB, w chassis i na szynie DIN

Symbol Zaﬁ(g;sc Ir;mgﬂa Napigci& \Blg)jéciowe
PVIS-27B12 \ 12
PIIS27BIS | 100~1200VDC 15
PS8 | u

Prad wyjsciowy  Sprawnos¢

(mA) (%)
0 78
00 7
5 &

Wymiary obudowy do montazu w chassis (96.10x54.00x32.00 mm)

96.10(3.783]
I 86.10[3.390] | 2 3.50[0.138]
\ w0l LV
(o
S+ |
e os £
2 ; b
© (widok gary) Olle g g
s g @ 7 ‘3 3’7
WNIE \
O €

70.00x48.00x23.50(mm)

250
[ T0.925]

(widok przodu)

A-z1.0000.039]

Lo3

20,00

(widok dotu)

48.00(1.890]

\ [0.787] | [0.787] ‘

20.00

Fol

Funkgje pinéw

Pin Funkdja
1 NC
2 -Vin
3 +Vin
4 Vo
5 +Vo

Jednostka: mm [cal]

12.50]_ 23.00
0.492] [0.906]

0Ogdlna doktadnos¢: +0.5mm [£0.02"]

62.00[2.441]
70.00(2.756]

Funkgje pindw

Pin Funkdja

(widok przodu)

&

N
-

|~—32.00(1.260]—~]

Jednostka: mm [cal]
0gdIna doktadnos¢: £0.5mm [£0.02"]

Wymiary obudowy do montazu na szynie DIN (96.10x54.00x36.60 mm)

96.10(3.783]

86.10(3.390]

®eee &

(widok gory)

CEEEEE .
46,0001 811]J
e 54.00[2.126) —~

s

8.50(0.335] —
20.60[0.811] —J

1 -Vin
2| N
3| +vin
4 -Vo
5| NC
_6 |
_7 |
_8 |

NC
NC
+Vo

Funkgje pindw

Pin Funkcja

(widok przodu)

o

N
]

32.00(1.260]
36.60(1.440]

CHmmEF— <=

Jednostka: mm [cal]
0g6lIna dokfadnos¢: £0.5mm [+£0.02"]
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1 -Vin
2 | N
+Vin
Vo

NC

8.50(0.335] —
20.600.811] ——

NC
+Vo

2
N
4]
s we

6
7]

8

Przetwornice DC-DC

Toleranja Srednicy pinw: +0.10mm [+0.004"]
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PV0O5-R & PV10-R RoHS

Zasilacze do aplikacji fotowoltanicznych z bardzo szerokim zakresem napiecia
wejsciowego 6:1

Wiasciwosci

« Bardzo szeroki zakres napiecia wejsciowego: 200~1200VDC

« Temperatura pracy: -25°C~+70°C

« Napiecie izolacji WE-WY: 4000VDC
« Wysoka sprawnos¢, niski poziom tetnien i szuméw

« Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja

- Znakomita wydajnos¢, dtuga Zywotnos¢, 3 lata gwarangji 74.00x52.50x28.00(mm)
. . . . . Funkgje pinw

« Szybki czas rozpoczecia pracy bez redukcji mocy wyjsciowej w catym zakresie 5= (widok przodu) i Fnkdo
. s s e = +Vin
napiec wejsciowych ; 1 ! al
~-21.200.047) slE 3,4 NC
« Zabezpieczenie nadnapieciowe, podnapieciowe na wejsciu, przeciwzwarciowe 9‘5 “ls. 5 Vo
2ls 6 +Vo

{widok dotu) Jednostka: mm [cal]
Tolerangja $rednicy pinéw: +0.10mm [+0.004"]

0gdIna doktadnos¢: £0.5mm [£0.02"]

52.00[2.047]
30.48

Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢
VDC (mA)

Zakres napigcia wejsciowego (%)

[1.200]
] 1
y 5 o

5 @
22.86 |17.78
10.900] [0.700]

i 4

PV05-27B0SR 5 1000 3 SR
PV10-27B05R 200-1200VDC 5 2000 75 74.002913]
PV10-27B24R % 47 8

PV40 RoHS

Zasilacze do aplikacji fotowoltanicznych z bardzo szerokim zakresem napiecia
wejsciowego 6:1

Wiasciwosci

« Bardzo szeroki zakres napiecia wejsciowego: 200~1200VDC
« Temperatura pracy: -25°C~+70°C

- Napiecie izolacji WE-WY: 4000VDC

« Wysoka sprawno$c, niski poziom tetnien i szumow
« Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja
« Znakomita wydajnos¢, dtuga zywotnos¢, 3 lata gwarandji

« Szybki czas rozpoczecia pracy bez redukcji mocy wyjsciowej

w catym zakresie napie¢ wejsciowych 89.00x63,50x25.00(mm)

J= Funkcje pinéw
. Zabezpleczenle nadnapu;aowe, podnapleaowe na wejsciu, przeciwzwarciowe I (widok przodu) Eg Pin Funkeja
1 i
4“4‘61 20[0.047) Uag 2 +V“\1n
als, 3 +Vo
5 -Vo
N ] <2 7 7 NC
Symbol Zakres napiecia wejsciowego  \@Piede wyjsdowe  Pradwyjiciowy - Sprawnos¢ BE i Jednosta: mm [al
(VDQ) (mA) (%) T “L TolelrancJa E{regnicy pindw: +0.10mm [:0.004"]
0Ogélna doktadnos¢: +0.5mm [0.02"]
PV40-27B12 12 3333 83 1 &
_ 813013201 —
PV40-27B15 200-1200VDC 15 2667 84 89.00[3.504]
PV40-27B24 24 1667 84

Przetwornice DC-DC Petne dane techniczne podzespotéw prezentowanych w katalogu dostepne s na www.micros.com.pl



HK_B(V) RoHS
Przetwornice zaprojektowane do aplikacji inteligentnych nadajnikéw sygnatu

Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+85°C
» Ochrona antystatyczna: £8kV

« Wysoka doktadnos¢ i stabilnos¢ parametrow

« Wysoka sprawnosc i niezawodnos¢

- Wysokie napiecie izoladji, duza gestos¢ mocy

« Powolne nagrzewanie, chtodzenie swobodnym obiegiem powietrza

19.60x6.00x10.00(mm)

Funkgje pindw

Rrdlatea Napiecie el Maks. obciazenie % (widok przodu) w
4 (mfA) y wyjsciowe 2 (n)ﬂ\) y pojemnosciowe Tlo RRRGID
(VDCO) (uF T 4o
HK5503B 4-20 33 3.2 10 0_50[0_020]4L 4.10[0.161] 6 +Vo
HK5505B 5 4-20 5 2 10
- | ——19.60[0.772]
HK5S03BV 3.5-22 33 3 10 g\u:’ (widok dotu) ofE Jednostka: mm [cal]
= ; 19 6 * i Tolerancja rozstawu pinéw: £0.10mm [+0.004"]
HK8503B 4-20 33 35 10 - 7 7 f = 0Ogdlna doktadnos¢: +:0.25mm [+£0.01"]
HK8SX3B 75 420 3 5 10 s e 0o
HK8S051B 4-20 5 35 10

CF_XT-1TWR2 RoHS

1-watowa, izolowana przetwornica DC-DC o wyjsciu pojedynczym, niestabilizowanym
napieciu wyjsciowym i statym napieciu wejsciowym
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -50°C~+125°C

« Napiecie izolacji WE-WY: 3500VDC

« Wspétczynnik stabilizacji napieciowej: +1.2%
« Miniaturowa obudowa SMD
« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy

12.70x8.30x7.00(mm)
« Zbudowana z komponentdw spetniajacych norme samochodowa AEC-Q100

12.70+0.50[0.500+0.020]
« Proces produkcyjny zgodny z wymaganiami normy 1516949 g A
L . . . 8 5 5 0.88[0.035]
« Zgodno$¢ ze standardami bezotowiowego lutowania rozptywowego IPC/JEDEC J-STD-020D (widokgo) || |
o1 2 4 % [0.4410.012]
« Przeznaczona do aplikacji samochodowych o,so[o.ou]»\HH i A 025(0010]
2.54[0.100] \E )
71 1 0~52
' 3 § g § Funkdje pinéw
.= =-! H Pin Funkga
i Ve T
in
Zakres napigcia wejSciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjéciowy  Sprawnos¢ < o
L . Jednostka: | 5 Vi
Symbol (napiecie nominalne) (VDQ) (mA) (%) Tﬁlenrg:\tcj: rrt:lrsr:;::u]pindw: +0.10mm [+0.004'] 8 Lco

0Ogélna doktadnos¢: +0.25mm [+0.01"]

CFOSOSKT-IWR2 ~ 4555(5W00 5 \ 200 75

W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie
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CB XT-1wW RoHS

1-watowa, izolowana przetwornica DC-DC o wyjsciu pojedynczym, niestabilizowanym
napieciu wyjsciowym i statym napieciu wejsciowym
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+85°C

- Napiecie izolacji WE-WY: 1000VDC

« Wspétczynnik stabilizacji napieciowej: +1.2%

« Miniaturowa obudowa SMD 12.70x7.506.00(mm)
12.700.50[0.500+0.020]
« Zbudowana z komponentéw spefniajacych norme samochodowa AEC-Q100 oy
A
. _— 8 5 =
« Proces produkcyjny zgodny z wymaganiami normy 1516949 (widokgtiy) g 088(0.0351 s
o1 2 4 o =+0.
~ [0.441+0.012]

« Zgodno$¢ ze standardami bezotowiowego lutowania rozptywowego IPC/JEDEC J-STD-020D

HHE 1
0.60[0 024]4\5" AT A 0.25[0.010]
« Przeznaczona do aplikacji samochodowych — M}@

Funkcje pinéw

Pin Funkgja
1 GND
2 Vi
il Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy Sprawnos¢ 4 oV
y (napiecie nominalne) (VDC) (mA) (%) Jednostka: mm [aal] 5 +Vo
Tolerancja rozstawu pinéw: £0.10mm [+0.004"] ~ 85 N
(BO505XT-TW 4.5-5.5 (5VD() 5 200 75 0gélna doktadnos¢: 0.25mm [+0.01"] _—

W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie

CB D-1W RoHS

1-watowa, izolowana przetwornica DC-DC o wyjsciu pojedynczym, niestabilizowanym
napieciu wyjsciowym i statym napieciu wejsciowym
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+85°C

- Napiecie izolacji WE-WY: 1000VDC

» Ochrona antystatyczna: £8kV

« Wspétezynnik stabilizacji napieciowej: +1.2%

» Miniaturowa obudowa DIP

« Proces produkcyjny zgodny z wymaganiami normy 1516949

0 12.70x10.00x7.70(mm)
« Przeznaczona do aplikacji samochodowych

§ § Pin Funkcja
= . 1 aNn
= ’% (widok przodu) 1t G
© < 4 Vin
i T 5w
i H H H 410 [0.161) 5
1w

N
4 Fo 50[0.020]

12.70[0.500]
H 7.62(0.300]
N P B
Llo ol gg
5 (widok dotu) =
= 8 = Jednostka: mm [cal]
o I ” &2 =2 Tolerandja rozstawu pin6w: =-0.10mm [:0.004"
mbol ke mpicawelcineqo  Naiedewyiiowe  Padwiiony  Spawnoi TLPn 9o T o
(napiecie nominalne) (VDQ) (mA) (%) 1000 j 50810200)

(B0505D-1W 4.5-5.5(5VD() 5 200 70

W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie
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B_XT-W2R2

0.25-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu pojedynczym, niestabilizowanym
napieciu wyjsciowym i statym napieciu wejsciowym

RoHS

Wiasciwosci

- Temperatura pracy: -40°C~+105°C

« Brak redukcji mocy znamionowej do temperatury 100°C

« Napiecie izolacji WE-WY: 1500VDC

« Poziom tetnien i szuméw na wyjéciu: 10mVp-p

« Ochrona antystatyczna: +8kV

« Wspétezynnik stabilizacji napieciowej: +1.2%

« Miniaturowa obudowa SMD

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy

« Zgodnos¢ ze standardami bezotowiowego lutowania rozptywowego IPC/JEDEC J-STD-020D

Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢

Symbol

12.70x8.30x7.00(mm)

12.70+050[0.5000.020]
7.62(0.300}
A i

8 5

(widok gdry)
O1 2 4

8.30[0.327]

vsop OQA]A‘E»‘ 254[0.100]

~0.276]
7.25
10.285]

0.88[0.035]
1.45[0.057]

11.20:0.30
[04410012]

A g 025[0.010]
\
0-5° i

Funkgje pinow

(napiecie nominalne) (VDQ) T Funkg
B0503XT-W2R2 33 76 74 ; —
BO505XT-W2R2 4553 (500 5 50 80 it ] i
- BUOSKTWARY e 32 00v00 ’ . 0 sl ; z
.8-13. tha:
B1212XT-W2R2 12 2 80 Toleranga ostawy pindv: £0.0mm 00047 5 o
B2A0SKT-W2R2 21.6-26.4 (24VD0) 5 2 80 0gdina dokladnosc: +0.25mm [+0.01'] g NG
W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie
B_XT-1WR2 RoHS

1-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu pojedynczym, niestabilizowanym

napieciu wyjsciowym i statym napieciu wejsciowym

Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+105°C

« Napiecie izolacji WE-WY: 1500VDC

« Niski poziom tetnier i szumdw na wyjsciu

« Miniaturowa obudowa SMD

« Ochrona antystatyczna: £8kV

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy

« Wspétczynnik stabilizaji napieciowej: +1.2%

« Zgodnos( ze standardami bezotowiowego lutowania rozptywowego IPC/JEDEC J-STD-020D

« Niski pobér mocy przy matych obciazeniach

Symbol Zakres napigcia wejSciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjéciowy  Sprawnos¢
Y (napiecie nominalne) (VDQ) (mA)
B0303XT-1WR2 33 303 73 12.70x8.30x7.00(mm)
B0305XT-1WR2 5 200 78
B0312XT-1WR2 2.97-3.63 12 83 80 12.70+0.50[0.500+0.020]
B0315XT-1WR2 (3.3VDQ) 15 67 80 ﬁ-lszm.sno}ﬁ
BO324XT-TWR2 2% L) 80 . #
B0503XT-1WR2 33 303 75 8( — * S 33@{8 gg?}
- (widok gdry) S,
B0505XT-1WR2 4555 5 200 80 o1 ) S LR
B0512XT-1TWR2 (5V00) 12 83 80 < [0.441=0.012]
B0515XT-1WR2 15 67 80
0.60(0.024] [~ A 02510010}
B0524XT-1TWR2 24 42 80 ‘H‘ 2.54[0.100]
B1203XT-1WR2 33 303 75 - : ! :
B1205XT-1WR2 108132 5 200 80 S [ iokoms g 0-8
B1212XT-1WR2 (1900 12 83 81 S| Melemd ) g8 o8 Funkge pindw
B1215XT-1WR2 15 67 81 11 I - Pin Funkda
B1224XT-1WR2 24 42 81 Vi 1 GND
B2405XT-TWR2 5 200 8 —iuen 2 Vin
B2412XT-1WR2 21.6-26.4 12 83 81 Jednosta: mm ] 4 ov
B2415XT-1TWR2 (24VDQ) 15 67 81 Tolerancja rozstaw pindw: £0.10mm [£0.004'] g L\éo
B2424XT-TWR2 24 Y] 81 0gdlna doktadnos: +0.25mm [0.01"]

W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie

Petne dane techniczne podzespotdw prezentowanych w katalogu dostepne sa na www.micros.com.pl
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A_XT-TWR2 RoHS

1-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu podwdjnym, niestabilizowanym
napieciu wyjsciowym i statym napieciu wejsciowym

Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+105°C « Niski pobdr mocy przy matych obcigzeniach
« Napiecie izolacji WE-WY: 1500VDC « Miniaturowa obudowa SMD

« Niski poziom tetnier i szumdw na wyjsciu « Ochrona antystatyczna: +8kV

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy
« Wspétczynnik stabilizacji napieciowej: +1.2%

« Zgodnos¢ ze standardami bezotowiowego lutowania rozptywowego IPC/JEDEC J-STD-020D  15-24x8.30x7.00(mm)

15.24+0,50[0.600+0.020]

Sl Zakres napiecia wejSciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢ _ I f A (widok boku

y (napiecie nominalne) (VDQ) (mA) (%) N 10 7 o &
A0505XT-TWR2 +5 +100 81 s o (;vidok gd;y) ; 0.33{3.835}
< 1.45[0.057;
A0512XT-TWR2 45-55 +12 +42 80 I B I 11.20+0.30
5.08 [0.441+0.012]
AO515XT-IWR2 (5VDC) £15 £33 81 | oz ‘ -
A0524XT-1WR2 24 £21 81 1016[0400] " 0:100] A B0
A1205XT-1WR2 5 +100 80 _ 1 %@
10.8-13.2 (widok przodu) S[E e i T
AT212XT-TWR2 +12 +4) 81 =l ~ENE
(12vDQ) Funkgje pindw
A1215XT-TWR2 +15 +33 81 2000 079]7 . 004]/ T T
3 A __ . n Unkcja
A1505XT-TWR2 13.5-16.5 +5 +100 80 1 GND
A1515XT-1WR2 (15VDC) +15 +33 81 %
A2405XT-1WR2 16264 +5 +100 80 5 Vo
6-26. Jednostka: mm [cal] —

A2412XT-IWR2 D +12 +42 81 Tolranda rastawu pndw: 20, 0mm [z000#7] 1 Vo
LA ( ) Py e p 0gélna doktadnosc: 0.25mm [£0.01"] _ 10 N

W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie

E_XT-1TWAR2 RoHS

1-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu podwdjnym, niestabilizowanym
napieciu wyjsciowym i statym napieciu wejsciowym

Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+105°C « Niski pobor mocy przy matych obcigzeniach
« Napiecie izolacji WE-WY: 3000VDC « Miniaturowa obudowa SMD

« Niski poziom tetnier i szuméw na wyjsciu « Ochrona antystatyczna: +8kV

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy

« Wspétczynnik stabilizacji napieciowej: +1.2%

- Zgodnos¢ ze standardami bezotowiowego lutowania rozplywowego IPC/JEDEC J-STD-020p  1-##€-307.00(mm)

15.24=0.50[0.600=0.020]
Symbol Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢ LA i
y (napiecie nominalne) VD() (mA) (%) §| |10 7 o @
E0505XT-1WAR2 5 +100 80 g (widok giry) D0
2 o1 2 4 5 1.45[0.057]
E0512XT-TWAR2 45-5.5 +12 +42 80 — 11.20+0.30
H H H H 0.441+0.012
E0S15XT-TWAR? (500 +15 +3 81 | Femr | o e
E0524XT-TWAR2 +24 +21 81 1016(0.400) (0.100) A [0%128ig 384]
E1205XT-TWAR2 15 +100 80 p——— M
E1212XT-1WAR2 108132 +12 +4) 81 4 SR 0=
(12vDQ) Funkgje pinow
E1215XT-TWAR2 +15 +33 81 2000079 o000 / e
o ! _ _ A n unkcja
E1505XT-1WAR2 13.5-16.5 +5 +100 80 176,“;
E1515XT-TWAR2 (15VDQ) +15 +33 81 27?\;'
4
E2405XT-1WAR2 +5 +100 80 -
6-26. Jednostka: mm [cal —_—
E2412XT-TWAR2 216-264 +12 +4 81 Tomca o pnow: <0 0nm c0008] L0
P (24VD0) Py e - Ogélna doktadnosc: £0.25mm [0.01"] _ 10 N

W przypadku aplikagji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie
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F_XT-1 WR2 oMl us ROHS

1-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu pojedynczym, niestabilizowanym
napieciu wyjsciowym i statym napieciu wejsciowym

Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+105°C
« Napiecie izolacji WE-WY: 3000VDC « Miniaturowa obudowa SMD

« Niski poziom tetnien i szuméw na wyjéciu « Ochrona antystatyczna: +8kV

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy

« Wspétezynnik stabilizacji napieciowej: +1.2%

« Zgodnos( ze standardami bezotowiowego lutowania rozptywowego IPC/JEDEC J-STD-020D

« Niski pobor mocy przy matych obcigzeniach

Sl Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢

y (napigcie nominalne) VD() (mA) (%)
F0303XT-1TWR2 33 303 73 12.70x8.30x7.00(mm)
FO305XT-TWR2 5 200 78
FO312XT-TWR2 2.97-3.63 12 83 80 12.70+0.50[0.500-0.020]
FO315XT-TWR2 (3:3V00) 15 67 80 =7.62(0.300}
F0324XT-1TWR2 24 42 80 i i . A
FO503XT-TWR2 33 303 76 J - g S ?jg{ggg?%

- (widok gory) S,
FO505XT-TWR2 4555 5 200 80 o1 ) S LTS
FO512XT-TWR2 (5V00) 12 83 80 © [0.441=0.012]
FOS15XT-1WR2 15 67 80 o
0.60[0.024]—| A 025[0.010]
F0524XT-1TWR2 24 4 80 L-‘ 2.54[0.100]
F1203XT-1TWR2 33 303 75
F1205XT-1WR2 108132 5 200 80 g ] . B=&
FI2120T-TWR2 00 12 83 81 g | Mdemd) ) g Funkce pinw
F1215XT-1TWR2 15 67 81 e Pin Funkdga
F1224XT-1WR2 24 4 81 J 1 GND
F2405XT-1WR2 5 200 80 e 2 Vin
F2412XT-1TWR2 21.6-26.4 12 83 81 Jednostke: mm fall 4 ov
F2415XT-TWR2 (24VDC) 15 67 81 Tolerancja‘rozstawu pindw: £0.10mm [+0.004"] J i
F2424XT-TWR2 24 4) 81 0Ogdlna doktadnosc: +0.25mm [+0.01"] 8 NC
W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie
A_S-TWR2 & B_LS-1WR2 C€ RoHS

1-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu podwoéjnym/pojedynczym,
niestabilizowanym napieciu wyjsciowym i statym napieciu wejsciowym

Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+105°C

« Napiecie izolacji WE-WY: 1500VDC

« Niski poziom tetnien i szuméw na wyjsciu

« Niski pobdr mocy przy matych obcigzeniach
« Miniaturowa obudowa SIP
« Ochrona antystatyczna: +8kV

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciagte z automatycznym wznowieniem pracy
« Wspétezynnik stabilizacji napieciowej: +1.2%

Symbol Zakres napigcia wejSciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjéciowy  Sprawnos¢
Y (napiecie nominalne) \VD() (mA)
A05055-1WR2 +5 +100 80
A05125-1WR2 +12 +42 80
A05155-1WR2 +15 +33 81
A05245-TWR2 4555 +24 +21 81 19.506.00x9.30(mm)
B0505LS-1WR2 (5VDC) 5 200 80 1950050
B0S12LS-1WR2 12 8 80 L
B05ALS IR 2 p b L w3728 e
= g8 SB g3 =
A12055-1WR2 +5 +100 80 =Sl t— 2 f—=le g ==
A12125-1WR2 +12 +42 81 | H H H H = 85
AT2155-TWR2 108-13.2 +15 +3 81 =bie | e =
B1205LS-1WR2 (12vDQ) 5 200 80 12.70[0.500]
B1212LS-1WR2 12 83 80 .5 Funkgje pinow
e s 16 a0 o 1 T
- * * 28 1 Vin Vin
A24125-1TWR2 +12 +42 81 - 5#2.13[0.0841 o e 2 GND GND.
A24155-1WR2 +15 +33 80 = —l= 4 Vo v
A24245-1WR2 21.6-264 +24 +21 80 82 5 o Bkping
B2405LS-1WR2 (24VDQ) 5 200 79 = 6 +Vo +Vo
B2412LS-1WR2 12 83 81 Jednostia: mm [cal
B2415LS-1WR2 15 67 81 ToIerancjaAmzstawu pindw: 0.10mm [+0.004"]
B24241S-1WR2 24 42 81 0gélna doktadnos¢: +0.25mm [0.01"]

W przypadku aplikagji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie

Petne dane techniczne podzespotdw prezentowanych w katalogu dostepne sa na www.micros.com.pl
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B S-1TWR2 RoHS

1-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu pojedynczym, niestabilizowanym
napieciu wyjsciowym i statym napieciu wejsciowym

Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+105°C « Niski pobdr mocy przy matych obcigzeniach
« Napiecie izolacji WE-WY: 1500VDC « Miniaturowa obudowa SIP

« Niski poziom tetnien i szuméw na wyjéciu « Ochrona antystatyczna: +8kV

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy

« Wspétezynnik stabilizacji napieciowej: +1.2%

Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢

Symbol (napiecie nominalne) (VDQ) (mA)
B03035-1WR2 2.97-3.63 33 +100 81
B03055-TWR2 (3.3VD0) 5 £21 81
B05035-1WR2 33 303 76
B05055-1WR2 5 200 80 11.60x6.00x10.00(mm)
B05095-1WR2 4555 9 m 80
B0512S-1WR2 (5VDC) 12 83 81 = Funkje pinéw
B05155-1WR2 15 67 81 S Pin  Funkga
B0524S-1WR2 24 Iy} 81 = 1 GND
B12035-1WR2 33 303 76 T 2 Vin
B12055-1WR2 108132 5 200 80 T 3 o
B12095-1WR2 e 9 m 80 4 W
B12125-1WR (12vD0) 12 8 81 720300 -
B12155-1WR2 15 67 80
B24035-1WR2 33 303 76 11.60[0.461) —  -0.90[0.035)
B24055-1WR2 5 200 80 LHWO'“’“”’Z(H e
B2409S-1WR2 21.6-26.4 9 m 80 f:T 2:3 4| T Jednostka: mm [cal] :
EL125 WAL (24D0) 2 s o S || ot dom s doiadndt S0 25 2001
B24245-1WR2 % 2 82 s

W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie

B D-1WR2 RoHS

1-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu pojedynczym, niestabilizowanym
napieciu wyjsciowym i statym napieciu wejsciowym

Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+105°C « Niski pobdr mocy przy matych obcigzeniach
« Napiecie izolacji WE-WY: 1500VDC « Miniaturowa obudowa DIP

« Niski poziom tetnien i szuméw na wyjéciu « Ochrona antystatyczna: +8kV

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy

« Wspétezynnik stabilizacji napieciowej: +1.2%

Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢

Symbol

(napiecie nominalne) (VDQ) (mA) ;
B03030-1WR2 2973.63 33 303 75 (2B 0t )
B0305D-1WR2 (3.3VD0) 5 200 78 B ey
B0503D-TWR2 33 303 76 J—L&T - g Funkgepingw
B0505D-1WR2 5 200 80 g8 ) 5 i 0
BOS09D-1WR2 4555 9 1 80 Sg " 12 1 GF
B0512D-TWR2 (5VDC) 12 83 81 N = _ 4 vm
B0515D-1WR2 15 67 81 | | 410 [0.161) 5 +Vo
B0524D-1WR2 P! ) 81 —t 7 o
B1203D-1WR2 33 303 76
B1205D-1WR2 5 200 80

10.8-13.2

B1209D-1WR2 (12900 9 m 80 (2700500
B1212D-1WR2 12 83 81 R
B1215D-1WR2 15 67 80 o 7 | ;
B2403D-1WR2 33 303 76 o ST e s
B2405D-1WR2 5 200 80 Tl idokdons 28
B2409D-1WR2 21.6-26.4 9 m 80 % o g = Jednostka: mm [aal] 4 ’
B24120-WR2 (2400 12 8 81 SRyl ST e ot
B2415D-TWR2 15 67 82 ‘
B2424D-1WR2 24 Y] 82 2L ["USWJ oo

W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie
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E_S-1TWR2 & F_S-1WR2 C€ RoHS
1-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu podwojnym/pojedynczym,
niestabilizowanym napieciu wyjsciowym i statym napieciu wejsciowym

Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+105°C « Niski pobdr mocy przy matych obcigzeniach
- Napiecie izolacji WE-WY: 3000VDC « Miniaturowa obudowa SIP
« Niski poziom tetnien i szuméw na wyjéciu « Ochrona antystatyczna: +8kV

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy
« Wspétezynnik stabilizacji napieciowej: +1.2%

Zakres napigcia wejSciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢

Symbol (napiecie nominalne) (VDQ) (mA)
E0505S-TWR2 +5 +100 80 19.50x6.00x9.30(mm)
E05125-1WR2 +12 +42 80
E05155-1WR2 +15 +33 81 1950050
F05245-TWR2 4555 +24 21 81 s e —
F05055-1WR2 (5VDC) 5 200 80 2 e S g8 . |(widok boky
F05125-1WR2 12 83 80 ééL , 2( dok p sodu; ET o
F05155-1WR2 15 67 81 e H H H H =58 by
F05245-1WR2 % ) 81 | = 85
E12055-1WR2 +5 +100 80 0ist Savenan =
E12125-1WR2 +12 +42 81 B 210E
E1215S-TWR2 10.8-13.2 +15 +33 81 .5 Funkcje pinw
F12055-1WR2 (12VDQ) 5 200 80 (widok dofu) <3 Pin E_S-1WR2 F_S-1WR2
F12125-TWR2 12 83 80 S8 1 Vin Vin
F12155-TWR2 15 67 81 <[E—2 130084 g8 < 2 o aND
E24055-1WR2 +5 +100 80 E{p - 5 Vo o
E24125-1WR2 +12 +8 81 g2 6 ov Brak pinu
E24155-1WR2 216-26.4 +15 +33 79 < 7 +Vo +Vo
F24055-1WR2 (24VD0) 5 200 79
F24125-1WR2 12 8 81 {%‘Ijenrg?\tcl}g'rr(:;m::llllpindw: +0.10mm [+0.004"]
F24155-1WR2 15 67 81 0gdlna doktadnosc: +0.25mm [£0.01"]

W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie

G S-TW&H_S-1W ¢ s ROHS
1-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu podwojnym/pojedynczym,
niestabilizowanym napieciu wyjsciowym i statym napieciu wejsciowym

Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+105°C « Miniaturowa obudowa SIP
« Napiecie izolacji WE-WY: 6000VDC « Ochrona antystatyczna: +8kV
« Dobra charakterystyka temperaturowa « Przeznaczone do zastosowan medycznych

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy
« Wspétezynnik stabilizacji napieciowej: +1.2%

symbol Zakres napiecia ngs’ciowego Napiecie wyjsciowe Prad wyjéciowy  Sprawnos¢

(napiecie nominalne) VD() (mA) (%)
G0505S-1W +5 +100 78
G0507S-1W +7.2 +70 78
G0509S-1W +9 +56 79
G0512S-1W =2 +42 79
G0515S-1W 45-55 +15 +33 79
H05055-1W (5VDQ) 5 200 78
H05095-1W 9 m 79
H0512S-1W 12 83 79
H0515S-1W 15 67 79
HO5245-1W 2 42 80 19.50x9.80x12.50(mm)
G12055-1W +5 +100 80
G12075-1W +7.2 +70 80 Funkgje pinow
(12095-1W £9 +56 82 T e e
G12125-1W =2 +42 81 . 4 vin vin
G12155-1W 108-132 +15 +33 8 fiokprmods) | 12000462 BT
H12055-1W (12vD0) 5 200 80 i 5 W o
H12075-1W 72 139 80 ospool | | || eworen b kon
H12095-1W 9 m 82 7620300 — - - 2:5400100] 1 4o 4V
H12125-1W 12 83 81
H12155-1W 15 67 82
G15155-1W 13.5-16.5 (15VDC) +15 +33 81 I
G241 £ 82 8 (widok dotu) [00(9102] § Jednostka: mm [cal]
H24035-1W 21.6-264 3 200 80 i g2 SO ILL IS Tolerancarorstawu pindw: £0.10mm [0.004'
H24125-1W (24VDQ) 12 83 80 S [T " 1&  ogelnadokadnose: =0.25mm [+0.07]
H24155-1W 15 67 80 Josop0z

W przypadku aplikagji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie
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AY D-1W & BY _D-1W RoHS

1-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu podwojnym/pojedynczym,
niestabilizowanym napieciu wyjsciowym i statym napieciu wejsciowym
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+85°C

« Bardzo wysokie napigcie izolacji WE-WY: 12000VDC

» Ochrona antystatyczna: £8kV

« Wspdtczynnik stabilizacji napieciowej: +1.2% 37.00x23.00x15.00(mm)
Zabezpi . . . iaat t _— L = Funkgje pinéw
- [abezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy %é (widok praod) é it A5 Y5
. C ¥ 1 GND GND
« Przeznaczone do zastosowan medycznych : T T T 1 i W N
~z0.80[0.031] 13,14 oV oV
_roopasT it il wal]
30.48[1.200] 26 Vin Vin
"7 5.08[0.200]
== 1
St Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjéciowy  Sprawnos¢ gg | i R —
(naplgqe il (VDO (mA) (%) = % twidok dotu) Tolerancja‘s'rednicy pin6w: £0.10mm [+0.004"]
AY1212D-1W ‘ 10.8-13.2 ‘ +12 ‘ +416 ‘ 78 = 0géIna doktadnos¢: £0.25mm [£0.01"]
oo - =t ST | 16 14
BYI2ID-W (12vDQ) \ 12 \ 83 - 1

W przypadku aplikagji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie

A_D-2WR2 & B_D-2WR2 RoHS

2-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu podwoéjnym/pojedynczym,
niestabilizowanym napieciu wyjsciowym i statym napieciu wejsciowym

Wiasciwosci

- Temperatura pracy: -40°C~+85°C « Niski pob6r mocy przy matych obciazeniach
« Napiecie izolacji WE-WY: 1500VDC « Miniaturowa obudowa DIP

« Niski poziom tetnier i szumdw na wyjsciu « Ochrona antystatyczna: +8kV

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy

« Wspétezynnik stabilizacji napieciowej: +1.2%

Symbol Zakres ngpiecia we_:js’ciowego Napiecie wyjsciowe Prad wyjéciowy  Sprawnos¢
(napiecie nominalne) (VD) (mA) (%)
A0505D-2WR2 +200
A0509D-2WR2 +9 +111 84
A0512D-2WR2 +12 +83 84
A0515D-2WR2 +15 +67 84
A0524D-2WR2 4555 +24 +42 84
B0503D-2WR2 (éVDé) 33 400 79
B0505D-2WR2 5 400 79
B0509D-2WR2 9 222 84
B0512D-2WR2 12 167 84
B0515D-2WR2 15 133 84
B0524D-2WR2 24 83 84
A1205D-2WR2 +5 +200 80
A1209D-2WR2 +9 +111 86
A1212D-2WR2 +12 +83 83
A1215D-2WR2 +15 +67 8 20.00x10.00x3.20(mrm)
A1224D-2WR2 10.8-13.2 +24 +42 85 = o
B1205D-2WR2 (12v00) 5 400 82 S Funkdepindw
B1209D-2WR2 9 m 85 s (widok przodu) 8.20(0.323] D AI-AVE BD-ATR
B1212D-2WR2 12 167 82 T 1 GND  GND
B1215D-2WR2 15 133 84 x H H H H IR D —
B1224D-2WR2 24 83 86 i B I ———
A2405D-2WR2 +5 +200 80 J‘«oﬂo[o‘ozo] 1 Vo Brekpinu_
A2409D-2WR2 +9 +1M 85 e
A2412D-2WR2 =12 +83 83 17.78[0.700] —f -
A2415D-2WR2 +15 +67 84 FW-Z“ 0.600]—
A2424D-2WR2 21.6-264 +24 +42 8 == et [
B2405D-2WR2 (24YDQ) > 400 8 §§ (widok dotu) 0.0 §§ Jednostka: mm [cal]
B2409D-2WR2 9 22 84 = | 14 i 98 &i% "= Tolerangia rozstawu pindw: 0.10mm [:0.004’]
B2412D-2WR2 12 167 83 A 0golna dokfadnosc: £0.25mm [+0.01]
B2415D-2WR2 15 133 84 ‘ 2.54[0.100]J~
B2424D-2WR2 24 83 83 20.00(0.787)———

W przypadku aplikagji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie
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A_S-2WR2 & B_S-2WR2

2-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu podwojnym/pojedynczym,
niestabilizowanym napieciu wyjsciowym i statym napieciu wejsciowym

Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+105°C

« Napiecie izolacji WE-WY: 1500VDC

« Poziom tetnien i szuméw na wyjéciu: 60mVp-p

RoHS

« Niski pobor mocy przy matych obcigzeniach
« Miniaturowa obudowa SIP
« Ochrona antystatyczna: +8kV

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy
« Wspétczynnik stabilizacji napieciowej: +1.2%

Symbol Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢

y (napiecie nominalne) VD() (mA) (%
A05055-2WR2 +5 +200 80
A05125-2WR2 £12 +83 84
A05155-2WR2 +15 +67 84 19.60x7.00x10.00(mm)
A0524S-2WR2 45-55 +24 +4) 84
B05155-2WR2 15 133 84 = Pin A_S—.ZWRZ B_S—.ZWRZ
B0524S-2WR2 24 84 84 2 - ! Vin Vin
A12055-2WR2 £5 +200 84 = 2 o aND
A12125-2WR2 +12 +83 85 [T o
A1215S-2WR2 10.8-13.2 +15 +67 84 5 ov Brak pinu
B12055-2WR2 (12VDC) 5 400 84 6 +Vo +Vo
B12125-2WR2 12 167 84
B12155-2WR2 15 133 84 ‘M‘
A2405S-2WR2 +5 +200 84 :
A24125-2WR2 +12 +83 84 7.00 (widok dotu) Jednostka: mm [cal]
A24155-2WR2 21.6-26.4 +15 +67 84 [02]6] ‘F 12 5 6 i - Tnlgrancja rozstawu pinéw: 10A10mml[i0A004”]
E%i?gg_gwsg (Z4VDC) 152 fl‘gg gi O‘S L_.,Q_54[0_100] Qm 0Ogélna doktadnos¢: +0.25mm [0.01"]
B24155-2WR2 15 133 84 = 10.16[0.400]

W przypadku aplikagji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie

E_D-2WR2 & F_D-2WR2

2-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu podwdéjnym/pojedynczym,
niestabilizowanym napieciu wyjsciowym i stalym napieciu wejsciowym

Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+85°C

« Napiecie izolacji WE-WY: 3000VDC

« Niski poziom tetnien i szuméw na wyjéciu

RoHS

« Niski pobdr mocy przy matych obcigzeniach
« Miniaturowa obudowa DIP
« Ochrona antystatyczna: +8kV

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy
« Wspétezynnik stabilizacji napieciowej: +1.2%

Symbol Zakres napigcia wejSciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢

y (napiecie nominalne) (VDQ) (mA) (%)
E0505D-2WR2 +5 +200 80
E0509D-2WR2 +9 =111 84
E0512D-2WR2 +12 +83 84
E0515D-2WR2 +15 +67 84
E0524D-2WR2 4555 +24 +42 84
F0505D-2WR2 (5VDC) 5 400 79
F0509D-2WR2 9 222 84
F0512D-2WR2 12 167 84
F0515D-2WR2 15 133 84
F0524D-2WR2 24 83 84
E1205D-2WR2 +5 +200 80 20.00x10.00x8.20(mm)
E1209D-2WR2 +9 +11 86
E1212D-2WR2 +12 +83 83 g el
F12150-2WR2 +15 67 8 g Funkce pndw
£1224D-2WR2 10.8-13.2 +24 0 85 3 (widok przodu) 8.20[0.323] i ER-ANE FP-ATY
F1205D-2WR2 (12VDQ) 5 400 82 T 1 GND GND
F1209D-2WR2 9 222 85 T H H H H WOWGH 7 NC NC
F1212D-2WR2 12 167 82 i 8 +Vo +Vo
F1215D-2WR2 15 133 84 H 9 ov Brak pinu
F1224D-2WR2 2% 83 86 === R 10 Yo ov
E2405D-2WR2 +5 +200 80 14 Vin Vin
E2409D-2WR2 +9 +111 85 M “”OD‘j
E2412D-2WR2 +12 +83 83 15240600 —
E2415D-2WR2 16264 +15 +67 84 = |75 7 \[((2))1028] -
E2424D-2WR2 .0-26. +24 +42 83 33 ; : g% .
F24050-2WR2 (4100 5 400 8 Bl TN e 8 [T Gt oionn oo
F2409D-2WR2 9 222 84 ° }j—j@j : 0Ogdlna doktadnos¢: +0.25mm [0.01"]
F2412D-2WR2 12 167 83 2.54[0.100
F2415D-2WR2 15 133 84 ‘ 20_00[0_787]4J
F2424D-2WR2 24 83 83

W przypadku aplikagji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie

Pefne dane techniczne podzespotdw prezentowanych w katalogu dostepne sa na www.micros.com.pl
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E S-2WR2 & F_S-2WR2 RoHS

2-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu podwojnym/pojedynczym,
niestabilizowanym napieciu wyjsciowym i statym napieciu wejsciowym

Wiasciwosci
« Temperatura pracy: -40°C~+105°C « Niski pobor mocy przy matych obcigzeniach
« Napiecie izolacji WE-WY: 3000VDC « Miniaturowa obudowa SIP

« Poziom tetnien i szuméw na wyjéciu: 60mVp-p - Ochrona antystatyczna: +8kV
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciagte z automatycznym wznowieniem pracy
« Wspétezynnik stabilizacji napieciowej: +1.2%

Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢

Sl (napiecie nominalne) (VDQ) (mA)
E05055-2WR2 +5 +200 80
E05125-2WR2 +12 +83 84
E05155-2WR2 +15 +67 84
E05245-2WR2 45-55 +24 +42 84
F05055-2WR2 (5vDQ) 5 400 89 19.60x7.00x10.00(mm)
F05125-2WR2 12 167 84
F05155-2WR2 15 133 84 RRE
F05245-2WR2 24 83 84 . TPin E.S_2WR2 FS-_2WR2
E£12055-2WR2 +5 +200 84 [0.394] Sg ] Vin Vin
E12125-2WR2 +12 +83 85 ~s 2 @0 ao
E12155-2WR2 10.8-13.2 +15 +67 84 00 | % T
F12055-2WR2 (12VDQ) 5 400 84 0.020] R 6 v Brakpinu_
F12125-2WR2 12 167 84 TN = 7w +w
F12155-2WR2 15 133 84
E24055-2WR2 +5 +200 84 ‘%‘
E24125-2WR2 +12 +83 84 ;
E24155-2WR2 21.6-26.4 +15 +67 84 7.00 (widok dotu) Jednostka: mm [cal] ’
F24055- 202 a0 5 a0 B S R I YR it R
F24125-2WR2 12 167 84 5‘57 2540100 0012]
F24155-2WR2 15 133 84 e 15,2010 600]

W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie

G _S-2W & H_S-2W EN60601 RoHS

2-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu podwdéjnym/pojedynczym,
niestabilizowanym napieciu wyjsciowym i statym napieciu wejsciowym

Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+85°C « Miniaturowa obudowa SIP

- Napiecie izolacji WE-WY: 6000VDC « Ochrona antystatyczna: +8kV

« Dobra charakterystyka temperaturowa « Przeznaczone do zastosowan medycznych

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy
« Wspétczynnik stabilizaji napieciowej: +1.2%

Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy ~ Sprawnos¢

Symbol (napiecie nominalne) (VDQ) (mA)

G05055-2W +5 +200 74

G05095-2W £9 £111 77

605125-2W +12 +83 77

G05155-2W 4555 +15 +67 77

H05055-2W (5VDC) 5 400 74

H05095-2W 9 m 77

H05125-2W 12 167 77

HO5155-2W 15 133 77

G120552W +5 +200 75 19.50x9.80x12.50(mm)

612095-2W +9 £111 78

G12125-2W +12 +83 80 Funkje pinow
612155-2W 10.8-1322 +15 +67 78 ) “Pn GLSoZW HlSoZW
H12055-2W (12VDC) 5 400 75 (widok przodu) 12.50[0.492] ﬁ
H12095-2W 9 m 78 i 2 oD 6D
H12125-2W i 167 80 osopon] | | || ewosen 5w w
H12155-2W 15 133 78 76210300~ 125410100 6 OV Brakpinu
624055-2W £5 +200 75 T 4V 4V
G2412S5-2W =2 +83 80 —— 19.50[0.768] ——

G24155-2W 6264 +15 +67 79 ot o e

H24055-2W 0-20. 5 400 75 C LM RS et i
H24055-2W 4o 9 22 7 commal] - T S Deaerosmiom
H24125-2W 12 167 80 ; ossom

H24155-2W 15 133 79 15.24[0.600]
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B T-3W RoHS

3-watowa, izolowana przetwornica DC-DC o wyjsciu pojedynczym, niestabilizowanym
napieciu wyjsciowym i statym napieciu wejsciowym
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+85°C

« Napiecie izolacji WE-WY: 1500VDC

« Ochrona antystatyczna: £8kV

« Wspétezynnik stabilizacji napieciowej: +1.2%

« Miniaturowa obudowa SMD
19.00x7.50x6.35(mm)

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy om0 07000
13.97[0.550] A
« Zgodnos¢ ze standardami bezotowiowego lutowania rozptywowego IPC/JEDEC J-STD-020D i é e “Wﬁ i 089020
= g S lasa0n
i 6 AT 0.058+0.008 +0.
o (widok gory) " % % [ ] : 01‘214264: (? 04106]

2 3
iE i A 0.25:0.10
0.42::0.10 1272010 (01000
[0.017=0.004] [0.0500.004] \
0-5° f

s — J=d Funkgje pinow
—IS A 8888 Pin Funkda

= 1 Vin

0.260]

Zakres napigcia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢ 2 GND

symbol (napiecie nominalne) (VDC) (mA) (%) Z0-10[0.004 —3 G
12 oV

45-55 Jednostka: mm [cal] 13 4

B0505T-3W (5VDC) 5 600 85 Tilenr:;cjg rronzrsr]ta\c:u pindw: +0.10mm [+0.004"] H

0gdlna doktadnosc: +0.25mm [+0.01"]

W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie

B S-3WR2 RoHS

3-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu pojedynczym, niestabilizowanym
napieciu wyjsciowym i statym napieciu wejsciowym
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+85°C

- Napiecie izolacji WE-WY: 1500VDC

« Niski poziom tetnier i szumdw na wyjsciu

« Ochrona antystatyczna: +8kV

« Wspétezynnik stabilizacji napieciowej: +1.2%
« Niski pobdr mocy przy matych obcigzeniach

« Miniaturowa obudowa SIP
19.60x7.00x10.00(mm)

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy

Funkcje pindw

. Pin Funkga
(widok przodu) o g =
= 2 GND
I 4 o
00201 0.50[0.020]4 8 Kal0
Symbol Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢ 19.60(0.772]
(napiecie nominalne) (VDO (mA) (%) Jednostka: mm [aal] :
4555 5 —— Dyt ke 025 L2001
B0505S-3WR2 e 5 600 85 d widol 0. +0.
‘ (5VD0) ‘ ‘ ‘ O 8 il o
10.8-1322 o‘§ 2.54(0.100] 0017
B1212S-3WR2 (1200 12 250 87 gg T

W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie

Petne dane techniczne podzespotéw prezentowanych w katalogu dostepne s3 na www.micros.com.pl Przetwornice DC-DC



F S-3WR2 RoHS

3-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu pojedynczym, niestabilizowanym
napieciu wyjsciowym i statym napieciu wejsciowym
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+85°C

- Napiecie izolacji WE-WY: 3000VDC

« Niski poziom tetnien i szuméw na wyjéciu

« Ochrona antystatyczna: +8kV

« Wspétczynnik stabilizacji napieciowej: +1.2%
19.60x7.00x10.00(mm)

« Niski pobdr mocy przy matych obcigzeniach

Funkcje pinéw

« Miniaturowa obudowa SIP

Pin Funkgja
2E 1 vin
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy = e E—
(00201 0.50(0.020] 4 AT
Symbol Zakres ngpig(ia ngs’(iowego Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy Sprawnos¢ 19.60[0.772]
(napiecie nominalne) (VDQ) (mA) (%) ‘ ‘
i
45-5.5 7.00 (widok dotu) Jednostka: mm [cal]
F0505S-3WR2 (5100 5 600 85 0.276], {1 2 5 7 Tgler:'g:cj: ot pindw: £0.10mm [:0.004’]
' i_{, : “::J([Oobioz] 0gélna doktadnos¢: +0.25mm [£0.01"]
10.8-13.2 olF 2.54[0.100] ‘ )
F12125-3WR2 12900 12 250 8 o-‘g T0160400]

W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie

IF_XT-1TWR2 RoHS

1-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu pojedynczym, stabilizowanym
napieciu wyjsciowym i statym napieciu wejsciowym
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+85°C

« Napiecie izolacji WE-WY: 3000VDC

« Poziom tetnien i szumoéw na wyjsciu: 60mVp-p

« Ochrona antystatyczna: £8kV

« Wspétczynnik stabilizaji napieciowej: +0.25%
« Miniaturowa obudowa SMD

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy

15.24x8.30x7.00(mm)
« Zgodnos( ze standardami bezotowiowego lutowania rozptywowego IPC/JEDEC J-STD-020D

15.24+0.50[0.600+0.020]

Symbol Zakres napigcia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢ _ I H i
y (napiecie nominalne) \VD() (mA) (%) 5 10 7 0 Q
IFO505XT-1WR2 5 200 72 g [P, ke OTEET]
= 12 45 145[0.057]
IF0509XT-TWR2 45-5.5 9 m 74 T fH I [[;12121%00&]3102]
IFO512XT-TWR2 (5V00) 12 8 73 | Foar || 2s o
IF0515XT-1WR2 15 67 74 10.16[0.400] 0.100] A 0.25+0.10
[0.010=0.004]
IF1205XT-TWR2 5 200 73 ] 1 3@
(widok przodu) S § wl® 0-5° 1
IF1209KT-1WR2 108-132 9 m ™ 4 iy Funkge pind
- 12vDC — funkdepinow
IF1212XT-TWR2 (12vDC) 12 83 73 2_00[0_07917 7/ ol
IF1215XT-TWR2 15 67 75 — &
IF2405XT-1TWR2 5 200 73 j %‘vﬂ
IF2409XT-1TWR2 21.6-26.4 9 m 74 PO 5 oV
tka:
|F2412XT-1WR2 (24VDC) 12 83 73 Tzlenrg;cj: rr:z';]ta\(:u pinw: £0.10mm [£0.004"] i i
0g6lna doktadnosc: £0.25mm [+0.01"] 10 NC
IF2415XT-1TWR2 15 67 74

W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie
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IA_KS-1W RoHS

1-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu podwdjnym, stabilizowanym
napieciu wyjsciowym i statym napieciu wejsciowym
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+85°C

- Napiecie izolacji WE-WY: 1000VDC

« Poziom tetnien i szumow na wyjsciu: 60mVp-p

« Ochrona antystatyczna: £8kV

« Wspétczynnik stabilizacji napieciowej: £0.25%

Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢

Symbol (napiecie nominalne) (VDQ) (mA) (%)
1A0505KS-1W +5 +100 54
1A0509KS-1W 4.75-5.25 +9 +56 63 27.50x9.50x12.00(mm)
|A0512KS-1W (5vDC) +12 +42 63 1 Funkde pinow
1A0515KS-1W +15 +33 65 s& Pin  Funkga
(widok przodu) o~ 1 Vin
IAT205KS-1W +5 +100 56 o Plg 2 oo
1A1209KS-TW 114126 +9 +56 62 050 I 11 ] )
[0.020] 9 Vo
IA1212KS-1W (12vDQ) +12 +42 65 2.54[0.100)4- 0.50(0.0201-- 410 T o
IA1215K5-TW +15 +33 66 Bl
I
1A2405KS-1W +5 +100 54 e 5T Jeostammial ]
1A2409K5-1W 28252 +9 £56 2 e Lol G o
A2412K5-1W (24v0) +12 +4) 64 &7 1 stz — [osooorz
1A2415KS-1W +15 +33 66 8~ 215001083 ——

W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie

IB LS-1W RoHS

1-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu pojedynczym, stabilizowanym
napieciu wyjsciowym i statym napieciu wejsciowym
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+85°C

- Napiecie izolacji WE-WY: 1000VDC

« Poziom tetnien i szumoéw na wyjsciu: 80mVp-p

« Ochrona antystatyczna: +8kV

« Wspétczynnik stabilizacji napieciowej: +0.25%

Zakres napigcia wejSciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjéciowy  Sprawnos¢
(VDQ) A 9

Symbol

(napiecie nominalne) (mA) (%)
1BO505LS-W75 5 150 68
1BOS05LS-1W 5 200 66
IBO509LS-1W 4.75-5.25 9 m 70
1BOS12LS-1W (5vDQ) 12 83 71
1BO515LS-1W 15 67 73
1BO524LS-1W 2% Y] 68

19.60x6.00x10.00(mm)
1B1205LS-W75 5 150 70
1B1205LS-1W 5 200 67 _ T
3 ] Funkgje pinéw
IB1209L5-1W 114126 9 m n = (widok przodu) LT Thin Funkga
B1212LS-1W (12v0Q) 12 83 70 § 8 ' =
1B1215LS-1W 15 67 74 = H H H 2 GND
4 ov
1B1224LS-1W 2% £ 68 sl sonm oo T
1B2405L5-W75 5 150 68 AR G 0.161)
1B2405LS-1W 5 200 68 10600772]
1B2409LS-1W 22.8-25.2 9 m 68
i o Jednostka: mm [cal]

1B2412LS-1W (24VDC) 12 83 73 i 19 (Lodoe ol 5 ‘g"ﬁ Tglenrg:\cj:r?thaﬁupinéw:iOJOmm[10.004”]
1B2475LS-TW 15 67 75 * = = 2 f = 0gdlna doktadnosc: +0.25mm [+0.01"]
B242415-1W % ) 68 0.90(0.035) 1060400 " 0500072

W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie
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IE_KS-1W RoHS

1-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu podwdjnym, stabilizowanym
napieciu wyjsciowym i statym napieciu wejsciowym
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+85°C

- Napiecie izolacji WE-WY: 3000VDC

« Poziom tetnien i szumow na wyjsciu: 60mVp-p

« Ochrona antystatyczna: £8kV

« Wspétezynnik stabilizaji napieciowej: +0.25%

Symbol Zakres napigcia wejSciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjéciowy  Sprawnos¢

y (napiecie nominalne) (VDC (mA) (%)
IE0505KS-1W +5 +100 54
IE0509KS-1W 4.75-5.25 +9 +56 61 27.50x9.50x12.00(mm)
IE0512KS-1W (5vDQ) +12 +42 62 Funkgie pindw
IE0515KS-1W +15 +33 64 Ja Pin Funkga

(widok przodu) S 1 Vin
IE1205KS-1W +5 +100 54 R = o
i 2 GND
IE1209KS-1W 11.4-126 +9 +56 61 0507 H H H H H 7 +Vo
IE1212KS-1W (12v00) +12 +42 6 2oitodoo At 05000203 o —
E1215KS-1W +15 +33 64 (0-161]
Jednostka: mm [cal]
E2405K5-1W 5 £100 54 (widok dot) S‘E Tfylgnrg;(j: rglz[snta:\?y pindw: 0.10mm [+0.004']
IE2409KS-1W 22,825 +9 +56 60 e 7 g L(]:Jm;; 0Ogdlna doktadnos¢: +0.25mm [+£0.01"]
= T

E2412KS-1W (24v00 £12 +8) 63 g e 0300012)
IE2415KS-1W +15 +33 74 = 27.50(1.083)

W przypadku aplikagji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie

IF_ S-1W RoHS

1-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu pojedynczym, stabilizowanym
napieciu wyjsciowym i statym napieciu wejsciowym
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+85°C

- Napiecie izolacji WE-WY: 3000VDC

» Poziom tetnien i szumow na wyjsciu: 60mVp-p

« Ochrona antystatyczna: +8kV

« Wspétczynnik stabilizacji napieciowej: £0.25%

Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢

Symbol

(napiecie nominalne) (VD) (mA) (%)
IF05055-W75 5 150 68
IF0505S-1W 5 200 66
IF05095-1W 475-5.25 9 " 70 19.60%6.00x10.00(mm)
(5vDO)
[F05125-1W 12 83 72
IF05155-1W 15 67 73 . TJOO Funke pinow
IF12055-W75 5 150 68 L) [0.394] Pn Furkga
1 Vin
[F12055-1W 5 200 67
114126 i H H H 2 @
IF12095-1W 9 m Al 4 ov
(12vDQ) ! 6 +Vo
IF12125-1W 12 83 73 2‘54[0‘10014—4 0.50[0.020] [04‘11601 |
IF12155-1W 15 67 74
19.60[0.772)
IF24055-W75 5 150 68
i = Jednostka: mm [cal]
IF24055-1W - 5 200 67 Vol oM™ ]88 et pnosoromm oo
1F2409S-1W i 9 111 7 s ¢ : 192 Ogélna doktadnosc: +0.25mm [0.01"]
(24DC) } i
IF24125-1W 12 83 73 0.90[0.035] T016[0.400] 0.30(0.012)
IF24155-1W 15 67 74

W przypadku aplikagji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie
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IA_KS-2W RoHS

2-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu podwojnym, stabilizowanym
napieciu wyjsciowym i statym napieciu wejsciowym
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+85°C

- Napiecie izolacji WE-WY: 1000VDC

« Poziom tetnien i szumoéw na wyjsciu: 60mVp-p

« Ochrona antystatyczna: +8kV

« Wspétezynnik stabilizaji napieciowej: +0.25%

27.50x9.50x12.00(mm)

Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢

i (napiecie nominalne) (VDC) (mA) (%) W Funkcje pinw
1A0S09KS-2W 475525 +9 +100 62 I S& P Funkga
/5-5. WIdOK przodu, VT ; 1 Vin
1A0512KS-2W (5VD0) *12 +83 64 o = 2 GND
1A0515KS-2W +15 +67 65 0.50] H H H H _ 7 4V
0.020] 9 Vo
1A1209KS-2W a1 +9 +100 63 254[0.100]-~  0.50(0.020}-Il 410 BT R v
_ A-12 [0.161] —
1A1212KS-2W (1200) *12 +83 65 1
1A1215KS-2W +15 +67 68 (widok dotu) B g Jﬁfgg;t(l}:zgga{m]pinéw. 010 (50008
1A2409KS-2W 128252 *9 +100 63 S 2 19 1&% \S Ogdlna dokfadnosc: +0.25mm [+0.017)
IA2412KS-2W (24VD0) 12 +83 67 ; L 22850900 — |0300012
1A2415KS-2W +15 +67 69 2 = 27.50(1.083] ——

W przypadku aplikagji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie

IB_S-2W & IF_S-2W RoHS

2-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu pojedynczym, stabilizowanym
napieciu wyjsciowym i statym napieciu wejsciowym
Wiasciwosci

» Temperatura pracy: -40°C~+85°C

- Napiecie izolacji WE-WY: IB_S-2W - 1000VDC, IF_S-2W - 3000VDC

« Poziom tetnien i szumow na wyjsciu: 60mVp-p

« Ochrona antystatyczna: +8kV

« Wspétczynnik stabilizacji napieciowej: £0.25%

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy

19.60x7.00x10.00(mm)
Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy ~ Sprawnos¢

Symbol

(napiecie nominalne) (VDQ) (mA) (%)
4.75-5.25 Funkcje pinow
1B05055-2W (5VDQ) 5 400 70 Pin Funkga
1 Vin
11.4-12.6
_ 2 GND
1B1205S-2W (1200 5 400 70 : n
! _4 W
22.8-25.2 Al 410 6 +Vo
1B24055-2W 00 5 400 71 2.54[0.1001H 0.50[0.020] i
4.75-5.25 19.60[0.772]
IF0505S-2W (5V00) 5 400 69 _
11.4-12.6 (widok dofu) 8 g Jednostk_a: mm [cal] » |
1205520 (1200 5 0 © L f12 ¢ 8 [P e oo
t
1F24055-2W 22.8-25.2 5 . 5 o_guzo_ggs] L—_‘10.16[0.4001 0.30[0.012]
(24VDQ)

W przypadku aplikagji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie
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WRA_S-1TWR2 & WRB_S-1WR2 RoHS

1-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu podwéjnym/pojedynczym,
stabilizowanym napieciu wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 2:1

Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+85°C - Napiecie izolacji WE-WY: 1500VDC

« Poziom szuméw na wyjsciu: 55mVp-p - Funkgja zdalnego wiaczania/wytaczania
» Zgodnos¢ z norma CISPR22/EN55022 Klasa B w zakresie EMI

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy

symbol Zakres napiecia ngs’ciowego Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢
(napiecie nominalne) (VDQ) (mA)

WRA0505S-TWR2 +5 +100 73
WRA0512S-TWR2 +12 +42 76
WRA0515S-TWR2 4.5-9 +15 +33 75
WRB05055-1WR2 (5VDC) 5 200 72
WRB05125-1WR2 12 83 76
WRB05155-1WR2 15 67 75
WRA1205S-1WR2 +5 +100 78
WRA1212S-1TWR2 +12 +42 81
WRA1215S-1WR2 9-18 +15 +33 80 22.00x9.50x12.00(mm)
WRB12055-1WR2 (12VDQ) 5 200 77 o
WRB12125-1WR2 12 83 80 Funkdepinéw
WRB12155-1WR2 15 67 80 g Pin__WRAS WRB_S
WRA24055-1WR2 +5 +100 80 S 1 GND  GND
WRA24125-1WR2 +12 +4 80 2 BT
WRA2415S-1WR2 18-36 +15 +33 80 ] 5 N N
WRB24055-1WR2 5 200 77 100, - f R
WRB24125-1WR2 (24V0Q) 12 8 81 W W
WRB24155-TWR2 15 67 79 e os0p0.000 -L2.5470.100) 3 o oS
WRB24245-1WR2 2 7 7 S -
WRA4805S-TWR2 +5 +100 76 5
WRA4812S-TWR2 +12 +42 80 L ) %
WRA48155-1WR2 36-75 +15 +33 80 85 (T G S ednostiemmical]
WRB48055-1WR2 (48VDC) 5 200 76 Lg 23 15618l % Toletancja rozstawu pingw: £0.10mm [£0.004']
WRB48125-1TWR2 ) 33 81 = | 0Ogdlna doktadnos¢: +0.25mm [+0.01"]
WRB48155-1WR2 15 67 80 g2 100 J

W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie

WRE_S-1TWR2 & WRF_S-1WR2 RoHS

1-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu podwoéjnym/pojedynczym,
stabilizowanym napieciu wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 2:1

Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+285°C « Napiecie izolacji WE-WY: 3000VDC

« Poziom szuméw na wyjéciu: 50mVp-p - Funkcja zdalnego wiaczania/wytaczania
« Zgodnos¢ z norma CISPR22/EN55022 Klasa B w zakresie EMI

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy

symbol Zakres napiecia ngs’ciowego Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢

(napiecie nominalne) (VD) (mA) (%)
WRE05055-1WR2 +5 +100 73
WRE0512S-TWR2 +12 +42 76
WRE0515S-TWR2 4.5-9 +15 +33 75
WRF05055-1WR2 (5VDC) 5 200 72
WRF0512S-1WR2 12 83 76
WRF0515S-1WR2 15 67 75
WRE1205S-1WR2 +5 +100 78
WRE1212S-1WR2 +12 +42 81
WRE12155-TWR2 9-18 +15 £33 80 22.00x9.50x12.00(mm)
WRF12055-1WR2 (12v00) 5 200 77 F e
WRF1212S-1WR2 12 83 80 f = Pn WRES WRES
WRF12155-1WR2 15 67 80 ST S T a0 oo
WRE24055-1WR2 +5 +100 80 S (widok przodu) s 2 Vo Vi
WRE24125-1WR2 +12 +42 80 L o j’ 3 crl Crl
WRE24155-1WR2 18-36 +15 +33 80 oot H H H H H H Hj 5 NC NC
WRF24055-TWR2 D0 5 200 77 i 6 Vo Vo
WRF24125-1WR2 12 83 81 »“«0.50[0.0201 L 2.5470.100) ; ?/V g\é
WRF24155-TWR2 15 67 79 =
WRF2424S-1WR2 24 42 77 2200 (0.866] =
WRE4805S-TWR2 +5 +100 76 3
WRE48125-TWR2 +12 +42 80 %Lz (widok dotu) 8
WREA48155-1WR2 3675 £15 133 80 mg 23 881 g:J JTi?;g;t(l;:'r?tha[\(:llJ]pinéw:10.10mm[i0.004"]
WRF4805S-1WR2 (48VDC) 5 200 76 l Lt 0golna doktadnosc: :0.25mm [0.01"]
WRF4812S-1WR2 12 83 81 2 g; L oo 4
WRF4815S-1WR2 15 67 80 =) R

W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie
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WRA_S-3WR2 & WRB_S-3WR2 RoHS
3-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu podwdéjnym/pojedynczym,
stabilizowanym napieciu wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 2:1
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+85°C « Napiecie izolacji WE-WY: 1500VDC

« Poziom szuméw na wyjsciu: 35mVp-p - Funkgja zdalnego wiaczania/wytaczania
« Zgodnos¢ z norma CISPR22/EN55022 Klasa B w zakresie EMI

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy

Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos$¢
) (m

Symbol (napiecie nominalne) (VDC A)

WRA5055-3WR2 £250

WRA5125-3WR2 £12 £125 77

WRAO5155-3WR2 459 +15 +100 77

WRB05055-3WR2 (5VD0) 5 500 73

WRB05125-3WR2 12 208 77

WRB05155-3WR2 15 167 74 22.00x9.50x12.00(mm)

WRA1205S-3WR2 +5 +300 78 Funk(je pinéw

WRAT2125-3WR2 £12 £125 79 f _ T ThS UGS

WRA12155-3WR2 9-18 +15 £100 80 aE g == @ &

WRB12055-3WR2 (12v00) 5 600 76 3 (widok przod) s 2 vin__vin

WRB12125-3WR2 12 250 82 3 5 odon

WRB12155-3WR2 15 200 83 5 NC Ne

WRA24055-3WR2 +5 +300 79 A1g[0-161 8l sl
7 oV ov

WRA24125-3WR2 +12 +125 83 4#0‘50[0‘0201 L—L2‘54[0‘100] 3 o s

WRA24155-3WR2 1836 +15 £100 83 B

WRB24055-3WR2 5 600 81 F—2me =

WRB24125-3WR2 (24D0) 12 250 8 T ]

WRB24155-3WR2 15 200 83 o (widok dot) 3

WRB24245-3WR2 24 125 83 =S 23 5878l JTz(lienr‘a)f:cl}::r:nnzrs“ta[\(;llj]pimﬁw:io.mmm[10.004"]

WRB43055-3WR2 1675 5 600 76 | [T ogoinadokadnoié 20.25mm 2007

WRB48125-3WR2 i 12 250 80 23 kmmmq

WRB48155-3WR2 15 200 84 g :

W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie

WRE_S-3WR2 & WRF_S-3WR2 RoHS
3-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu podwéjnym/pojedynczym,
stabilizowanym napieciu wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 2:1
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+85°C - Napiecie izolacji WE-WY: 3000VDC

« Poziom szuméw na wyjsciu: 50mVp-p - Funkgja zdalnego wiaczania/wytaczania
« Zgodnos¢ z norma CISPR22/EN55022 Klasa B w zakresie EMI

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy

Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos$¢
) (m

Symbol (napiecie nominalne) (VDC A)
WRE05055-3WR2 +5 £250 74
WRE05125-3WR2 +12 £125 77
WREO5155-3WR2 459 +15 +100 77
WRF05055-3WR2 (5VDC) 5 500 73
WRF05125-3WR2 12 208 77
WRFO5155-3WR2 15 167 74 22.00x9.50x12.00(mm)
WRE12055-3WR2 +5 +300 78 Funkgje pinéw
WRE12125-3WR2 +12 £125 79 f - b IS Uas
WRE12155-3WR2 9-18 +15 £100 80 oE g 1 &n_ an
WRF12055-3WR2 (12VDCQ) 5 600 76 S (widok przodu) S 2 Vin vin
WRF12125-3WR2 12 250 82 & 7 PR
WRF12155-3WR2 15 200 83 t 5 No Mo
WRE24055-3WR2 +5 +300 79 ‘“MH H H H H H H ! R I
WRE24125-3WR2 ) £125 83 05000201 ~l-25410.1001 — 0
WRE24155-3WR2 1836 +15 +100 83 ‘
WRF24055-3WR2 (2400 5 600 81 22000865} g
WRF24125-3WR2 12 250 83 T : S
WRF24155-3WR2 15 200 83 o (vidok dof) 8 —
WRF24245-3WR2 24 125 83 “”19 123 8681 5:% JTeofe":g;t(j:.rgs'la[\C;ypinéw:io.wmm[t0A004"]
WRF48055-3WR2 36-75 5 600 76 ;_ | i | 0géIna doktadnosc: +£0.25mm [+0.01"]
WRF48125-3WR2 800 i) 250 80 52 L omorn A
WRF48155-3WR2 15 200 84 g 2L

W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie
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WRA_(Z)P-3WR2 & WRB_(Z)P-3WR2 RoHS

3-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu podwdéjnym/pojedynczym,
stabilizowanym napieciu wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 2:1
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+85°C - Napiecie izolacji WE-WY: 1500VDC
« Poziom szuméw na wyjéciu: 45mVp-p

» Zgodno$¢ z norma CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy

Symbol Zakres napigcia wejSciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢
y (napiecie nominalne) (VDQ) (mA) ()]

WRA0505(Z)P-3WR2 +5 +300
WRA0512(Z)P-3WR2 +12
wgéggggggigwg (‘5‘502) 1515 i61)%0 ;i WRA/B_ZP 32.00x20.00x10.80(mm) WRA/E_P 31.80x20.30x10.20(mm)
WRB0512(Z)P-3WR2 12 250 77 = ) =
WRB0515(Z)P-3WR2 15 200 77 S (widok przodu) g (widok przodu) S
WRA1205(Z)P-3WR2 +5 +300 81 = 2 S i b =
WRAT209(Z)P-3WR2 +9 +166 84 [l I T wooen ] 7
WRA1212(Z)P-3WR2 +12 +125 84 —f=—oos0t002) ! ~i~-20.50(0.020]
WRA1215(Z)P-3WR2 9-18 +15 +100 85 32.00(1.260] 31801252 ———
WRA1205(Z)P-3WR2 (12VDQ) 5 600 81 [E=BR x . . . .
WRB1212(Z)P-3WR2 12 250 8 [ ;b A R i
WRB1215(2)P-3WR2 15 200 82 3] =2 "
WRB1224(2)P-3WR2 2% 125 8 s< (widok ot | - D)
WRA2405(Z)P-3WR2 +5 +300 82 s i BB _— Tl 2 161514
WRA2412(Z)P-3WR2 +12 +125 84 & - $ l i I
WRA241SEZ%P-3WR2 1836 +15 +100 84 25400 100]»\—1« 11 08[0.200] Zfé’ﬂ’ﬁ'ﬂﬁgﬁm
WRB2403(Z)P-3WR2 - 33 909 78 o inG o yin
WRB2405(2)P-3WR2 (24VD0) 5 600 81 fnkgepnov____ Sl B
iR L 1 20 8o T3 0o T23 oo

2415(2)P-3WR2 15 200 86 v E— 0 e
WRB2424(2)P-3WR2 % 125 8 T N e
WRA4805(Z)P-3WR2 +5 +300 82 14 Vo +Vo 11 Vo NC
WRA4812(Z)P-3WR2 +12 +125 84 16 ov ov 14 +Vo  +Vo
WRA4815(Z)P-3WR2 36-75 +15 +100 85 2223 Vin Vin 16w v
ng%%% E—3VWV§2 (48VDC) 5 600 82 A —— 2223 Vin__ Vin

4812(Z)P-3WR2 12 250 86 e e N S
WRB4815(2)P-3WR2 15 200 86 i Ak et

W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie

WRE_P-3WR2 & WRF_P-3WR2 RoHS

3-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu podwéjnym/pojedynczym,
stabilizowanym napieciu wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 2:1
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+85°C - Napiecie izolacji WE-WY: 3000VDC
« Poziom szuméw na wyjsciu: 50mVp-p

« Zgodnos¢ z norma CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI
« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy

Symbol Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos$¢

y (napiecie nominalne) (VDC) (mA) (%
WRE0505P-3WR2 +5 +300 76
WRE0512P-3WR2 +12 +125 78
WRE0515P-3WR2 459 +15 +100 78
WRF0505P-3WR2 (5VDC) 5 600 74
WRF0512P-3WR2 1 250 77
WRF0515P-3WR2 15 200 77
WRE1205P-3WR2 +5 +300 81
WRE1209P-3WR2 +9 +166 84 31.80x20.30x10.20(mm)
WRE1212P-3WR2 018 +12 +125 84
WRE1215P-3WR2 - +15 +100 85 -
WRET205P-3WR2 (12VD0) 5 600 81 g Funkee pndw
WRF1212P-3WR2 12 250 83 S ) ST D WED WHEP
WRF1215P-3WR2 15 200 82 2 (i) =N e
WRF1224P-3WR2 % 125 83 w 9w N
WRE2405P-3WR2 +5 +300 82 L T1 111 05 Ne NG
WRE2412P-3WR2 +12 +125 84 ~l-20.500.020) o
WRE2415P-3WR2 +15 +100 84 0 b
WRF2403P-3WR2 18-36 33 909 78 S I (Vi
WRF2405P-3WR2 (24vD() 5 600 81 31.80(1.252] o2tz Y
WRF2412P-3WR2 12 250 86
WRF2415P-3WR2 15 200 8 R EEE S i
WRF2424P-3WR2 2% 125 85 g3
WRE4805P-3WR2 +5 4300 82 3 & e
WREA4812P-3WR2 s +12 +125 84 g T R
WRE4815P-3WR2 - +15 +100 85 820 0 161514 L N
WRF4305P-3WR2 (48V00) 5 600 82 | 1 s ks 0 (20011
WRF4812P-3WR2 12 250 86 L 25470.100] J
WRF4815P-3WR2 15 200 86 - 22.86[0.900]

W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie
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WRB_MT-3W & WRF_MT-3W RoHS

3-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu pojedynczym, stabilizowanym
napieciu wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 2:1

Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+85°C - Napiecie izolacji WE-WY: 1500VDC (WRB_MT-3W)
« Poziom szuméw na wyjéciu: 45mVp-p - Napiecie izolacji WE-WY: 3000VDC (WRF_MT-3W)
« Miniaturowa obudowa SMD « Funkdja zdalnego wiaczania/wytaczania

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy
« Zgodnos( ze standardami bezotowiowego lutowania rozptywowego IPC/JEDEC J-STD-020D

« Pojemnosc izolacji WE-WY mniejsza niz 45pF

19.20x12.90x8.50(mm)

Symbol Zakres napigcia wejSciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢
y (napiecie nominalne) (VDCQ) (mA) 1.50[0.059]
WRB1205MT-3W 9-18 5 600 79 == (widok boku)
WRB1212MT-3W (12900 12 250 81 9
WRB1215MT-3W 15 200 82 o sz 1.230.048]
WRB2405MT-3W 5 600 81 (iceody) SZ Jis008
WRB2412MT-3W 18-36 12 250 82
WRB2415MT-3W (24VDQ) 15 200 82 EEEELTE 17.20+:0.40(0.678--0.016]
vaggigégmm 254 ;(2)3 33 | oo | A 025[0.010]
i . 15.24[0.600]
WRB4812MT-3W 3675 12 250 83 19.20-+0.50[0.756+0.020] \
WRB4BTSMT-3W (4800 15 200 8 05 *
Y o C— . e
WRFI215MI-3W (12v0) 15 200 82 S| itokpow) | |33 B
WRF2405MT-3W 5 600 81 ] 21S T
WRF2412MT-3W 18-36 12 250 82 [Z{0-10[0.004] 6 NG
WRF2415MT-3W (24vVDQ) 15 200 82 7 NC
WRF2424MT-3W 24 125 80 8 +Vo
WRF4S0SMT-3W 36-75 2 €00 8 Jednostka: mm [cal] - O‘V
WRF4812MT-3W ( 48VDC) 12 250 83 ToIerancjaArozstawu pinéw: +0.10mm [+0.004"] 147\/“1
WRF4815MT-3W 15 200 83 0gélna doktadnos¢: +£0.25mm [+0.01"]

W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie

VRA_ZP-6WR2 & VRB_ZP-6WR2 RoHS

6-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu podwoéjnym/pojedynczym,
stabilizowanym napieciu wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 2:1

Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+85°C « Zabezpieczenie nadnapigciowe wyjscia
- Napiecie izolacji WE-WY: 1500VDC « Metalowa obudowa DIP

« Brak redukcji mocy znamionowej do temperatury 71°C

« Zgodno$¢ z norma CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy

Symbol Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢
(napiecie nominalne) VD() (mA) 9

VRA1205ZP-6WR2 +5 +600 81
VRA1212ZP-6WR2 +12 +250 85
VRB1203ZP-6WR2 (1200) 33 1500 78
VRB1205ZP-6WR2 5 1200 81 = Funkcje pinéw
VRB1212ZP-6WR2 12 500 85 sz ) E Pin VRA ZP VRB ZP
VRB1215ZP-6WR2 15 400 85 = rickieedl S 28 6D Gn
VRA2405ZP-6WR2 +5 +600 83 = g ¥ 9 oV Brakpin
VRA24122P-6WR2 12 +250 87 I [ TR
VRA2415ZP-6WR2 +15 +200 87 14 +Vo  +Vo
VRB24032P-6WR2 ;fvi)ﬁc 33 1500 79 20 8010.020 oo
VRB24057P-6WR2 (2400 5 1200 8 228 Vo Vin
VRB2412ZP-6WR2 12 500 87 SO RA
VRB24152P-6WR2 15 400 89 [ 228610900
VRA4805ZP-6WR2 +5 +600 83 g a b
VRA4812ZP-6WR2 12 +250 87 s& | 2° AR
VRA48152P-6WR2 36.75 £15 £200 88 sS fidok ok
VRA4803ZP-6WR2 33 1500 79 S g Jednostka: mm [cal]
VRA4805ZP-6WR2 (48VD0 5 1200 83 ‘;’ T 2322 16 14 Tolgrancja s’redniq pinéw: +0.10mm ["10.004”]
VRA4812ZP-6WR2 12 500 88 0gdIna doktadnos¢: £0.25mm [£0.01"]
VRA4815ZP-6WR2 15 400 88 2.54[0.100] 5.08[0.200]

W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie
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VRA_YMD-6WR2 & VRB_YMD-6WR2 C€ RoHs

6-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu podwéjnym/pojedynczym,
stabilizowanym napieciu wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 2:1
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+_85°C

« Brak redukcji mocy znamionowej do temperatury 71°C

« Napiecie izolacji WE-WY: 1500VDC

« Zabezpieczenie nadnapieciowe wyjscia

+ Zgodnos$¢ z normg CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy
« Opgje wykonania do montazu: na PCB, w chassis i na szynie DIN

Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢

Symbol (napiecie nominalne) (VDQ) (mA) (%)

VRA1205YMD-6WR2 +5 +600 81

VRA1212YMD-6WR2 £12 £250 85

VRAT215YMD-6WR2 +15 +200 85

VRB1203YMD-6WR2 9-18 33 1500 78

VRB1205YMD-6WR2 (12vD0) 5 1200 81

VRB1212YMD-6WR2 12 500 85

VRB1215YMD-6WR2 15 400 85

VRB1224YMD-6WR2 % 250 86

VRA2405YMD-6WR2 *5 +600 83

VRA2412YMD-6WR2 £12 +250 87

VRA2415YMD-6WR2 +15 +200 87

VRB2403YMD-6WR2 18-36 33 1500 79 25.40x25.40x11.70(mm)

VRB2405YMD-6WR2 (24VDQ) 5 1200 83 0 Funkgje pindw
VRB2412YMD-6WR2 12 500 87 g T P;n VRQLLMD VR;YDMD
VRB2415YMD-6WR2 15 400 87 = = —_—
VRB2424YMD-6WR2 7 250 87 f I IJjL 3w w
VRA4805YMD-6WR2 £5 £600 83 21.00(0.039) %
VRA4812YMD-6WR2 £12 +250 87 e —

VRA4815YMD-6WR2 +15 +200 88 [ =

VRB4S03YMD-6WR2 36.75 33 1500 79 3 Tl

VRB4805YMD-6WR2 (48VDC) 5 1200 83 g8

VRB4812YMD-6WR2 12 500 87 fwidok dotu} §§j Jednostka: mm [cal]

VRBAS1IND R s 0 . o T R
VRB4824YMD-6WR2 24 250 88 Qi o] 0gélna dokfadnos¢: +0.25mm [+0.010"]
1."A25" na koricu symbolu oznacza produkty do montazu w chassis, natomiast “A4S” - do montazu na szynie DIN. L—‘L 5.08(0.200]

2. W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie.

Wymiary obudowy do montazu w chassis (76.00x31.50x21.20 mm)

76.00[2.992] o
61.60(2.425] Funkcje pinéw
f LED lamp - Pin | VRA_YMD | VRB_YMD
T ©) = 1 NC NC
< (widok 2 ]
S o T T przodu) <
g ® o] « 11 ! g GVND GVND
=< 2||® (widok gory) Oy 5 ‘ ‘ . . & in in
=g 3O ‘ ||| 6 S 1 Vo o
& 1 ~ 8‘80[0‘346]—f 5 o NC
Jednostka: mm [cal] _6 ] +Vo +Vo

3.30(0.130] 0gélna doktadnosc: +0.50mm [+0.020"]

76.00[2.992]
61.60[2.425] Funkcje pinéw
? LED lamp Pin | VRA_YMD | VRB_YMD
© = 1 NC NC
T X T |=
g5 ] + 1 1 (widok przodu) IINREE 2 | e GND
N R S |= n i
=g 2 (widok gdry) ||| s ’ ’ . . g5 3 vin Vin
233 Dl 6 N g 4 o ov
‘I ki 2S) Tt = G‘E'—417, 5w NC
9.80[0.386] 6 +Vo +Vo

Jednostka: mm [cal]
0gélna dokfadnosc: +0.50mm [+0.020"]
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VRA_(X)D-10WR2 & VRB_(X)D-10WR2 C€ RoHs

10-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu podwéjnym/pojedynczym,
stabilizowanym napieciu wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 2:1
Wiasciwosci

- Temperatura pracy: -40°C~+85°C

+ Brak redukcji mocy znamionowej do temperatury 71°C

- Napiecie izolacji WE-WY: 1500VDC

« Funkcja zdalnego wtaczania/wytaczania

« Zabezpieczenie nadnapieciowe wyjécia

« Zgodno$¢ z norma CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy
+ Opcje wykonania do montazu: na PCB, w chassis i na szynie DIN

Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos$¢

Symbol (napiecie nominalne) (VDO (mA) (%)
VRA1205(X)D-10WR2 +5 +1000 82
VRA1212(X)D-10WR2 +12 +416 86
VRA1215(X)D-10WR2 +15 4333 87
VRB1203(X)D-T0WR2 9-18 33 2400 77
VRB1205(X)D-10WR2 (12vDQ) 5 2000 82
VRB1212(X)D-T10WR2 12 833 86
VRB1215(X)D-10WR2 15 667 87
VRB1224(X)D-10WR2 % 416 88
VRA2405(X)D-10WR2 +5 +1000 83
VRA2412(X)D-10WR2 +12 +416 86
VRA2415(X)D-10WR2 +15 +333 88
VRB2403(X)D-10WR2 18-36 33 2400 77
VRB2405(X)D-10WR2 (24VD0) 5 2000 84
VRB2412(X)D-T10WR2 12 833 88 50.80x25.40x11.80(mm)
VRB2415(X)D-T0WR2 15 667 90 T
VRB2424(X)D-10WR? 2 416 87 H ok o) H 22 Thin VRALOOD_ VRBLOX)D
VRA4805(X)D-10WR2 +5 +1000 83 — —==
VRA4812(X)D-10WR2 +12 +416 88 et beee ——— e
VRA4815(X)D-10WR2 +15 +333 89 4 W Brkpinu
VRB4803(X)D-10WR2 36-75 33 2400 78 50.80[2.000] %
VRB4805(X)D-10WR2 (48VDC) 5 2000 82 = 20.32[0.800) I ——
VRB4812(X)D-10WR2 12 833 88 =R - 3 o T VRABSHDSI0WR2
VRBA815()D-10WR2 15 667 89 - Aok ion) SEf  stammial .

= 4 Jd= = Tolerangja wysol_(oscl_plpow. +0.50mm [10.02”0 ]

VRBAB24(0D-10WR2 u 416 8 2 N = = > e ettt

1."A2S" na koricu symbolu oznacza produkty do montazu w chassis, natomiast “A4S” - do montazu na szynie DIN.
2. W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie.

76.00[2.992]

Funkgje pinéw
o1.00(2.425] Pin | VRA (X)D | VRB (X)D

LED lamp - . = —

! & o A 1 Crl crl

! (widok B 2 | oD GND

=& N przodu) <

g8 1|© W o4 11 LI 1 |s 3| Vi Vin

=2 2||® (widok géry) Wi ‘ ‘ . . = 4 Vo ov

‘“? ’ J® \® 6 T 5 oV NC

¢ Jedpostka: mm [cg}] 8.80(0.346] 6 +Vo +Vo
gz CSoimadokladnosc: £050mm [£0.0207) *Brak pinu dla produktow z seril VRA/B_XD-T0WR2

76.00[2.992] Funkcie pind
unkgje pindw
61.60[2.425] ED Pin | VRA_(X)D | VRB_(X)D
T o \ i cul Curl
S o 11 (widok przodu) L % ‘ E g 2 GND GND
g€ 1 o Off| 4 == 3 vin vin
cg? (widok géry) Dl s ’ ’ . . S8 1 Vo o
— = 3 ]| 6 &
i = T = ? 5 w Ne
¢ 1 (@ - 6 Vi Vi
9.80[0.386] +Vo +Vo
Jednostka: mm [cal] *Brak pinu dla produktow z serii VRA/B_XD-10WR2

0Ogélna doktadnos¢: +0.50mm [£0.020"]
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VRA_LD-15WR2 & VRB_LD-15WR2 C€ RoHs

15-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu podwéjnym/pojedynczym,
stabilizowanym napieciu wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 2:1
Wiasciwosci

- Temperatura pracy: -40°C~+85°C

+ Brak redukcji mocy znamionowej do temperatury 70°C (do 80°C w wersji z radiatorem)
- Napiecie izolacji WE-WY: 1500VDC

« Sprawno$¢ do 90%

« Funkdja zdalnego wiaczania/wytaczania oraz trymowania napiecia na wyjsciu

« Zgodno$¢ z norma CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI

« Opcje wykonania do montazu: na PCB, w chassis i na szynie DIN

Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢
(VDC) (mA)

Symbol

(napiecie nominalne) (%)
VRA1205LD-15WR2 +5 +1500 86
VRA1212LD-15WR2 +12 +625 88
VRA1215LD-15WR2 +15 +500 88
VRA1224LD-15WR2 018 +24 313 88
VRB1203LD-15WR2 (12—VDC) 33 4000 87
VRB1205LD-15WR2 5 3000 89
VRB1212LD-15WR2 12 1250 89
VRB1215LD-15WR2 15 1000 89
VRB1224LD-15WR2 2 625 90
VRA2405LD-15WR2 +5 +1500 86 S 0.8025.40x11 80
VRA2412LD-15WR2 +12 +625 88 e radiatore s L
= Funkcje pinéw
VRA2415LD-15WR2 +15 500 8 H ok prc) H 28 TSR
VRA2424LD-15WR2 1836 +24 33 88 : : Frc 1 GND  GND
N " —H=21.00[0.039] . 2 Vin Vin
VRB2403LD-15WR2 24D0) 33 4000 88 10T 2 W Wn
VRB2405LD-15WR2 5 3000 90 50.802.000] R T
VRB2412LD-15WR2 12 1250 89 5] 20.82(0.800) = v w
VRB2415LD-15WR2 15 1000 90 3y T Jdelz _6 oW om
(widok dotu) =28
VRB2424LD-15WR2 24 625 90 _ 2 4 S=(2 Jednostia: mm [cal]
VRA4BOSLD-15WR2 55 £1500 8 T [EBE st
VRA4812LD-15WR2 +12 +625 88 = Codhaducatnugaonm L0012
VRA4815LD-15WR2 +15 +500 88 Zradiatorem  50.80x25.40x16.30(mm)
VRA4824LD-15WR2 3675 +24 313 88 PIIMAARMANS, T Funkgje pindw
VRB4803LD-15WR2 ’ 33 4000 87 (widok przodu) a2 Pin__ VRALD VRB_LD
(48VDQ) . P . | 1 GND  GND
VRB4805LD-15WR2 5 3000 87 I I ——
VRB4812LD-15WR2 12 1250 89 - = BT —T—
VRB4815LD-15WR2 15 1000 90 Jwidok ot 4o Tim
VRB4824LD-15WR2 % 625 89 = 4 R T
1. Wersja z radiatorem oznaczona jest litera “H". of 50

2."A25" na koricu symbolu oznacza produkty do montazu w chassis, natomiast “A4S” - do montazu na szynie DIN.
3.W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie.

Wymiary obudowy do montazu w chassis (76.00x31.50x21.20 mm)

76.00[2.992] Funkgje pinéw

61.60[2.425) Pin | VRALD | VRB_LD
f 3 - LED lamp — 1 Cul cil

=

=4 k= r \ (widok przod) /—\ 3 2 | aw GND
SRS W | 11 I O = 3 Vin Vin
5 % 2{||® (widok gory) Dl s ’ ’ . . ; 4 Vo ov
23 3 o ]| 6 J 5 ov Trim
& g < 8.80[0.346] 6 o Vo

Jednostka: mm [cal]
253.30(0.130]  096Ina doktadnosc: :0.50mm [:0.020"]

Wymiary obudowy do montazu na szynie DIN (76.00x31.50x25.80 mm)

76.00[2.992) | je pind
Funkgje pinéw
5
61.60[2.425] Pin | VRA_LD | VRB_LD
; LED lamp [ c ci
o -
-4 =% r \ idok przod L \ s |E 2 GND GND
g § 1o “ 1l 4 H H (widok przodu) H * ; § 3 Vin Vin
! 2 K |
=g 2[|® (widok g6ry) O|||s S8 4 o o
ER=EEY IS ol 6 N8
= $ - 5 ov Trim
> 1
| & 9.80[0.386] 6§ 1 Vo Vo

Jednostka: mm [cal]
0gélna doktadnosé: +0.50mm [£0.020"]
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VRA_LD-20WR2 & VRB_LD-20WR2 C€ RoHs

20-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu podwdéjnym/pojedynczym,
stabilizowanym napieciu wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 2:1
Wiasciwosci

- Temperatura pracy: -40°C~+85°C

+ Brak redukcji mocy znamionowej do temperatury 70°C (do 80°C w wersji z radiatorem)
- Napiecie izolacji WE-WY: 1500VDC

« Sprawno$¢ do 90%

« Funkdja zdalnego wiaczania/wytaczania oraz trymowania napiecia na wyjsciu

« Zgodno$¢ z norma CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI

- Opcje wykonania do montazu: na PCB, w chassis i na szynie DIN

Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢
(VDC) (mA)

Symbol

(napigcie nominalne) (%)
VRA1205LD-20WR2 +5 +2000 86
VRA1212LD-20WR2 +12 +834 88
VRA1215LD-20WR2 +15 +667 88
VRA1224LD-20WR2 013 +24 +417 88
VRB1203LD-20WR2 (1Z-VDC) 33 5000 86
VRB1205LD-20WR2 5 4000 89
VRB1212LD-20WR2 12 1667 89
VRB1215LD-20WR2 15 1333 89
VRB1224LD-20WR2 24 834 90
VRA2405LD-20WR2 +5 +2000 86 Bez radiat 50.80x25.40x11.80
VRA2412LD-20WR2 +12 +834 88 e A0S ARALB0mm)
VRA2415LD-20WR2 +15 +667 88 H ) H Jz funkgepindw _____
(widok przodu) == Pin  VRA_LD VRB_LD
VRA2424LD-20WR2 1836 +24 +417 88 I —== 1w e
VRB2403LD-20WR2 2 4\-”)0 33 5000 86 —H-—21.00[0.039] 2 Vin Vin
VRB2405LD-20WR2 5 4000 90 08002000 el 8+ W
= = 4 ov Trim
VRB2412LD-20WR2 12 1667 89 5] 20.32(0.800] 5 v o
VRB2415LD-20WR2 15 1333 90 35 ] 35 —i=|= 6 ctrl ctrl
VRB2424LD-20WR2 % 834 % Srishoon) SEE  dnoste mmal]
URABILD 200 s 0| B | L [EE e
VRA4812LD-20WR2 +12 +834 8 2 6 5 Z121% Oytina dokadnodé £0.30mm [£0017]
VRA4815LD-20WR2 +15 +667 89 Z radiatorem 50.80x25.40x16.30(mm)
VRA4824LD-20WR2 36.75 +24 +417 89 MW, T Funkgje pinéw
VRB4803LD-20WR2 ; 33 5000 86 ] ‘9?3_ Pin VRA_LD VRB_LD
(48VDC) (widok przodu) <ls e
VRB4805LD-20WR2 5 4000 90 i i 0 1 G”_‘D GND
VRBA812LD-20WR2 12 1667 89 2 1 W
= =< 3 +Vo +Vo
VRB4815LD-20WR2 15 1333 % widokdot) oW m
VRB4824LD-20WR2 24 834 89 :f 4 5 N 0V
1. Wersja z radiatorem oznaczona jest litera “H". " - -8 i oM

2."A25" na koricu symbolu oznacza produkty do montazu w chassis, natomiast “A4S” - do montazu na szynie DIN.
3.W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie.

Wymiary obudowy do montazu w chassis (76.00x31.50x21.20 mm)

76.00[2.992] Funkgje pinéw
1.60[2.425] o Pin | VRA_LD | vRB_LD
— [ cul cul

f i ) @ [\ widok proc) /—\ g 2 GNID GNrD
= = . WIdoK przodu, pd
gg ® | 4 11 1 O = 3 Vin Vin
=5 ?||® (widok géry) ||| 5 ’ ’ . . = T W o
n o
mg O Nl 7 5| Trim
& ki < 8.80(0.346] T Vo

Jednostka: mm [cal]
25330(0.130]  096Ina doktadnosc: :0.50mm [:0.020"]

Wymiary obudowy do montazu na szynie DIN (76.00x31.50x25.80 mm)

76.00[2.992] ‘ N
Funkgje pinéw
o
61.60[2.425] . Pin | VRA_LD | VRB_LD
? amp 1 Cirl cil
® = =
= i N (widok przodu) E L 2 GND GND
§8 1 ® ) 1 | s|2 3 Vin vin
=5 O (widok géry) NI S8 1w oV
2 s 4ll® ||| 6 N
5§ M 5w Trim
> 1
| &) 9.80[0.386] 6 | +Vo +Vo

Jednostka: mm [cal]
0gélna doktadnosé: +0.50mm [+0.020"]
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VRA_LD-30WR2 & VRB_LD-30WR2 & VRB_LD-50W CE RoHS

30/50-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu podwéjnym/pojedynczym,
stabilizowanym napieciu wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 2:1
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+_85°C

« Brak redukcji mocy znamionowej do temperatury 55°C (do 65°C w wersji z radiatorem)
- Napiecie izolacji WE-WY: 1500VDC

« Sprawnoé¢ do 93%

« Funkcja zdalnego wtaczania/wytaczania oraz trymowania napiecia na wyjsciu
« Zgodnos¢ z norma CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI (VRA/B_LD-30WR2)

« Opcje wykonania do montazu: na PCB, w chassis i na szynie DIN

Symbol Zakres napiecia ngs’(iowego Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢
(napiecie nominalne) (VDO) (mA) (%)
VRA2415LD-30WR2 +15 +1000 89
VRA2424LD-30WR2 +24 +625 89
VRB2403LD-30WR2 33 6000 87
VRB2405LD-30WR2 18-36 5 6000 88
VRB2409LD-30WR2 (24VDC) 9 3333 88
VRB2412LD-30WR2 12 2500 88
VRB2415LD-30WR2 15 2000 89
VRB2424LD-30WR2 24 1250 89
VRA4815LD-30WR2 +15 +1000 89 Bez radiatora 50.80x25.40x11.80(mm)
VRA4824LD-30WR2 +24 +625 89 - = Funkgje pinéw
VRB4803LD-30WR2 33 6000 &7 e ?{i Pin__ VRALLD VRB_LD
VRB430SLD-30WR2 (:gvﬁ ) 5 6000 8 N 0 . U
VRB4812LD-30WR2 12 2500 89 _ 50.80(2.000] 4.10[0.161] 3 ctl ol
VRB4815LD-30WR2 15 2000 89 88 IR ‘ 4 W Tim
VRBA324LD-30WR2 2 1250 88 B P e e T
VRB2403LD-50W 33 10000 91 _H S|SB -
VRB2405LD-50W 5 10000 % = BT ™51 A Tolmana sttt i £050m 20020
VRB2412LD-50W (;fvf)ﬁo 12 067 9 R NS - -
zﬁgigitg-zga ;Z ;32 zz Z radiatorem 50.80x25.40x16.30(mm)
VRB4803LD-50W 33 10000 91 TWHMMHM?%F Funkge pindw
VRB4805LD-50W 5 10000 9 o SmgE) ‘fi‘ Pin_ VRALD VRB_LD
VRBA812LD-50W 3675 12 067 9 ! LW Vi
(48VDC) - - 2 GND GND
VRB4815LD-50W 15 3333 93 o1 ge 3 om ol
VRBA4824LD-50W 2% 2083 93 °8 widok ot} 3 4 0 i
5w
1. Wersja z radiatorem oznaczona jest litera “H". o3 6 +Vo Vo
2."A25" na koricu symbolu oznacza produkty do montazu w chassis, natomiast “A4S” - do montazu na szynie DIN. o -

3.W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie.

Wymiary obudowy do montazu w chassis (76.00x31.50x21.20 mm)

76.00[2.992] Funkgje pinéw

£1.60(2.425] o Pin | VRALD | VRB_LD
? T - P — 1 Cirl cirl
T ﬁ \ (widok przod) ( j g 2 | GND GND
SE @ ST 4 [0 P 0 4 = 3| vin Vin
é % 2 (widok gory) Dl s ’ ’ . . & 4 Vo ov
23 3® ||| 6 1 5 ov Trim
& g Y, 8.80[0.346] 6 o o

Jednostka: mm [cal]
253300.130] 0Ogdlna doktadnos¢: +-0.50mm [+0.020"]
Wymiary obudowy do montazu na szynie DIN (76.00x31.50x25.80 mm)

76.00[2.992] | Funkdje pindw

61.60(2.425) (£ lamp Pin | VRA_LD | VRB_LD
? ps _ 1 Ctrl Ctrl
- or L r \ (widok przodu) L \ 5|E 2 GND GND
§5 ; g g g ’H’ [ .H. ] 3 vin Vin
§ % (widok géry) § % 4 Vo o
w8 8 J® 6 L s 5 o Trim
| & 9.80[0.386] 6 | +Vo +Vo

Jednostka: mm [cal]
0gélna doktadnosé: +0.50mm [£0.020"]
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PWB ZP-3WR2 RoHS

3-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu pojedynczym, stabilizowanym
napieciu wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 4:1

Whasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+_85°C

- Napiecie izolacji WE-WY: 1500VDC

« Poziom tetnien i szumow na wyjsciu: 35mVp-p

« Zgodnos¢ z norma CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy

« Metalowa obudowa DIP 32.00%20.00x10.80(mm)
Symbol Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy ~ Sprawnos¢ = Funkdje pinéw

y (napiecie nominalne) (VDQ) (mA) (%) ol ] 2 Thn Funkga
PWB24032P-3WR2 33 909 75 | e = 256w
PWB24052P-3WR2 5 600 80 I T 1 L1
PWB2409ZP-3WR2 936 9 333 80 500020 6o
PWB24122P-3WR2 (2400 12 250 81 28 W
PWB2415ZP-3WR2 15 200 82 32.00[1.260]
PWB2424ZP-3WR2 24 125 8 [ 22860800
PWBA4803ZP-3WR2 33 909 76 Tt )

== Jednostka: mm [cal]
PWBA4805ZP-3WR2 1875 5 600 7 se (widok dotu} Tf)lgnrg;cj: irrzrgni:;pinéw: +0.10mm [%0.004"]
PWB4809ZP-3WR2 9 333 81 SR 0gélna dokfadnos¢: +:0.30mm [+0.012]
(48VDC) T | 232 16 14

PWB48122P-3WR2 i 250 8 i i
PWB4815ZP-3WR2 15 200 83 2.54[0.100]»\—1* 5.08[0.200]

W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie

URA_ZP-6WR2 & URB_ZP-6WR2 RoHS

6-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu podwdéjnym/pojedynczym,
stabilizowanym napieciu wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 4:1
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+85°C

« Zabezpieczenie nadnapieciowe wyjscia
« Napiecie izolacji WE-WY: 1500VDC

- Metalowa obudowa DIP

« Brak redukcji mocy znamionowej do temperatury 71°C
» Zgodno$¢ z norma CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy

Symbol Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos$¢
y (napiecie nominalne) (VDQ) (mA) ()]
URA2405ZP-6WR2 +5 +600 83 32.00x20.00x10.80(mm)
URA2412ZP-6WR2 +12 +250 87 o
= Funkgje pinéw

URA2415ZP-6WR2 +15 +200 87 Slm = “Pin URAZP URB.ZP
URB2403ZP-6WR2 936 33 1500 79 = {dokprzodu} 2 23 G ow

(24VDC) 2 = ¥ 9 0V Brakpinu
URB2405ZP-6WR2 5 1200 83 H H H =T O
URB2412ZP-6WR2 12 500 87 e s05000.020) 14 +Vo  +Vo

Rt 16 [ [
URB2415ZP-6WR2 15 400 88 2223 Vin Vi
URA4805ZP-6WR2 +5 +600 83 2232{;;23%
URA4812ZP-6WR2 £12 £250 87 f _ ﬂ
URA4815ZP-6WR2 £15 £200 88 LE 23 9 N
URBAG03ZP-6WR2 (:88\,{)50 33 1500 80 =2 witohot
y S s Jednostka: mm [cal]

URBA4B05ZP-6WR2 5 1200 84 a I 23 22 16 14 Tglenr:;cj: s’rrr:;nii; pin6éw: £0.10mm [+0.004"]
URB4812ZP-6WR2 12 500 87 ‘ 0gdIna doktadnosc: £0.25mm [£0.010"]
URB4815ZP-6WR2 15 400 88 2.54[0.100] 5.08[0.200]

W przypadku aplikagji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie

Petne dane techniczne podzespotéw prezentowanych w katalogu dostepne s3 na www.micros.com.pl Przetwornice DC-DC 53




URF_P-6WR2 RoHS

6-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu pojedynczym, stabilizowanym
napieciu wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 4:1

Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+85°C

« Zabezpieczenie nadnapigciowe wyjécia

- Napiecie izolacji WE-WY: 3000VDC

« Brak redukcji mocy znamionowej do temperatury 71°C

« Zgodnos¢ z norma CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy

31.80x20.30x10.20(mm)

g = Funkgje pindw
= (widok przodu) § g Pin Funkdja
Symbol Zakres napigcia wejSciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢ - s 2,3 GND
y (napiecie nominalne) (VDCQ) (mA) ()] I H 11 NC
URF2405P-6WR2 5 1200 83 =I-EOSDIA H
URF2412P-6WR2 9-36 12 500 87 31.80[1.252] 22,23 Vin
URF2415P-6WR2 (24VDQ) 15 400 88 =
URF2424P-6WR2 2% 250 87 sg| *’ } Jednostia: mm [call
S S (widok dof) Tolerancja érednicy pindw: :0.10mm [0.004”
URF4805P-6WR2 5 1200 8 - N Opoa oot S0 5 (20010
URF4812P-6WR2 18-75 12 500 87 T Tl 22 6 1
URFA815P-6WR2 (48VDO) 15 400 88 H N
2.54[0.100] 5.08[0.200}
URF4824P-6WR2 24 250 87 ——22.86[0.900]

W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie

URH_P-6W RoHS

6-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu pojedynczym, stabilizowanym
napieciu wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 4:1

Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+85°C

- Napiecie izolacji WE-WY: 6000VDC

« Poziom tetnien i szuméw na wyjéciu: 80mVp-p

« Zabezpieczenie nadnapigciowe wyjécia

+ Bardzo niski prad uptywu
« Zgodnos¢ z norma CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy

« Przeznaczone do zastosowan medycznych 31.80%20.30x10.20(mm)
g ) sl Funkje pinéw
2 fidcipraodd) S|S Pin Funkgia
y 1 Vin
- 20.50[0.020] H
31.80[1.252] 23,24 GND
’—— 27.94[1.100]ﬂ
svmbol Zakres napigcia wejSciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢ 1 T*‘ !
y (napiecie nominalne) (VDO (mA) (%) == L2
§ § idok dot } {%‘Ijenrg?\tcl}::S’Te?n[icc;”pindw‘ +0.10mm [0.004"]
URH2405P-6W (23:\13;0 5 1200 80 iT A [ e SR/ Ogélna dokfadnosc: +0.25mm [+0.010°]
‘I‘ Tl 13
18-75 11 :
URH4815P-6W (48VD0) 15 400 83 2541010071

W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie
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URF _LP-10W RoHS

10-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu pojedynczym, stabilizowanym
napieciu wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 4:1

Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+85°C

« Brak redukcji mocy znamionowej do temperatury 71°C
- Napiecie izolacji WE-WY: 3000VDC

« Funkgja zdalnego wiaczania/wytaczania

« Poziom tetnien i szumow na wyjsciu: 75mVp-p
« Zabezpieczenie nadnapigciowe wyjscia

« Zgodnos¢ z norma CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI
51.50x26.50x12.20(mm)

. Zabezpleczenle przeciwzwarciowe qqgie Z automatycznym wznowieniem pracy — R
i H (widok przodu) H = ';\' Pin Funkga
« Przeznaczone do zastosowan w energetyce 1 = 1 GND
L 2 Vi
—H~21.00[0.039] LTS : +'V“0
Sl Zakres napiecia wejSciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢ 51,50-0.35[2.028:£0.014] 5 ov
y (napiecie nominalne) (VDO (mA) (%) = 20.32[0.8001‘ 6 cirl
936 2S & e
URF2405LP-10W (24VDC) 5 2000 82 | Z(Wido dotu) § g Jednostka: mm [cal]
. S Toleranga Srednicy pindw: £0.10mm [0.004"]
e 18-75 1 667 . o8 1 § S 0gélna dokfadnosé: 0.25mm [+0.010"]
(48VDC) S 6 5 S8

W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie

URF_LP-20W RoHS

20-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu pojedynczym, stabilizowanym
napieciu wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 4:1

Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+85°C

« Brak redukgji mocy znamionowej do temperatury 65°C
- Napiecie izolacji WE-WY: 3000VDC

« Poziom tetnien i szuméw na wyjsciu: 75mVp-p

« Funkdja zdalnego wtaczania/wytaczania oraz trymowania napiecia na wyjsciu

« Zabezpieczenie nadpradowe i nadnapigciowe wyjscia

» Zgodnos¢ z normg CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy

« Przeznaczone do zastosowan w energetyce

51.50x26.50x12.20(mm)
Symbol

Zakres napigcia wejSciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢
(VDCQ) (mA)

(napiecie nominalne) (%) = Funkde pinow

URF2405LP-20W 5 4000 88 H (widok przodu) H ;:_ Pin Funkdja

N U I 1 GND
URF2412LP-20W 9-36 12 1667 88 T 5 T
URF2415LP-20W (24vDQ) 15 1333 89 4-10[0.161) 3 +Vo
URF2424LP-20W 24 833 89 51.50£0.35[2.028+0.014] 4 Tim

- 20.32[0.800 5 ov
URF4805LP-20W 5 4000 88 =3 — ul =
URF4812LP-20W 18-75 12 1667 88 s (widok dol) EE3
2 4 1S, |Z  Jednostka: mm [cal]
URF4815LP-20W (48VDC) 15 1333 89 = i & N=|= Tolerancja srednicy pinow: £0.10mm [:0.004"]
2 ZIS | 0gélna doktadnosc: +0.25mm [+0.010"]

URF4824LP-20W 24 833 89 = 6 5 i

W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie
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URA_YMD-6WR2 & URB_YMD-6WR2 C€ RoHS

6-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu podwdéjnym/pojedynczym,
stabilizowanym napieciu wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 4:1
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+85°C

« Brak redukcji mocy znamionowej do temperatury 71°C

- Napiecie izolacji WE-WY: 1500VDC

« Zabezpieczenie nadnapieciowe wyjscia

+ Zgodnos¢ z normg CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciagte z automatycznym wznowieniem pracy
1.|'I
I

« Opgje wykonania do montazu: na PCB, w chassis i na szynie DIN

Symbol Zakres napigcia wejSciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢

y (napiecie nominalne) (VDQ) (mA) ()]
URA2405YMD-6WR2 +5 +600 83
URA2412YMD-6WR2 +12 +250 87
URA2415YMD-6WR2 +15 +200 88 25 40025 40x11.70
URB2403YMD-6W/R2 9.3 33 1500 79 -40x25.4011.70(mm)
URB2405YMD-6WR2 (24vDQ) 5 1200 83 4 Funkge pindw

2 — Pin URA_YMD URB_YMD
URB2412YMD-6WR2 12 500 87 S widdkprod) |22 o oo
URB2415YMD-6WR2 15 400 88 :r B 2 Vin Vin
URA2424YMD-6WR2 24 250 88 L th 8 4 W
©1.00[0.039] 4 oV Brak pinu
URA4805YMD-6WR2 +5 +600 83 5 n W
URA4812YMD-6WR2 +12 +250 87 —— 25.40[1.000] ——
’——20.32[0.8[]0] —-‘
URA4815YMD-6WR2 +15 +200 88 ‘ ‘
URB4803YMD-6WR2 18-75 33 1500 79 3 H ‘
URBA80SYMD-6WR (48VDQ) 5 1200 83 o 1 BE i wiolipinon 05mm p000]
URBA812YMD-6WR2 12 500 87 B = - v i
URB4815YMD-6WR2 15 400 88 201 m \
URB4824YMD-6WR2 % 250 88 =
L—-Ls.os[o.zoo]

1.”A2S" na koricu symbolu oznacza produkty do montazu w chassis, natomiast “A4S” - do montazu na szynie DIN.
2.W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie.

Wymiary obudowy do montazu w chassis (76.00x31.50x21.20 mm)

76.00(2.992}
61.60[2.425] Funkgje pinéw
LED lamp o Pin | URA_YMD | URB_YMD
& ® = 1 NC NC
i I S (widok przodu) § B GND GND
g2 1 o « [_1 [0 1 |s 2
22 5 3 Vin Vin
=2 2|0 (widok gory) ||| 5 o ]
B 3 ~ 4 Vo ov
= o 3O D)) 6 _4
| 1 \8\ B00346)— 5 o NC
Jednostka: mm [cal] 6 +Vo +Vo

&3.30[0.130]  0gdIna dokladnosc: :0.50mm [£0.020"]

Wymiary obudowy do montazu na szynie DIN (76.00x31.50x25.80 mm)

76.00[2.992]
61.60[2.425] Funkcje pinéw
r LED lamp Pin | URA_YMD | URB_YMD
s [ _ <1 [ NG NC
gz [l 4 11 (widok przodu) L% | 1218 2 | o GND
=< idok g6 S 3 vin Vin
55 ® (widok gory) 5 ’ ’ . . S8 : . I
= 3® 6 A Vo
& ki M, 5| ov NC
9.80(0.386] 6 +Vo +Vo

Jednostka: mm [cal]
0Ogdlna doktadnosc: +:0.50mm [+0.020"]
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URA_(X)D-10WR2 & URB_(X)D-10WR2 C€ RoHS

10-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu podwdéjnym/pojedynczym,
stabilizowanym napieciu wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 4:1
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+_85°C

« Brak redukcji mocy znamionowej do temperatury 71°C

- Napiecie izolacji WE-WY: 1500VDC

« Funkcja zdalnego wiaczania/wytaczania

« Zabezpieczenie nadnapieciowe wyjscia

« Zgodnos¢ z norma CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy

« Opcje wykonania do montazu: na PCB, w chassis i na szynie DIN

Zakres napigcia wejSciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢
(VDQ) (mA)

Symbol

(napiecie nominalne) ()]

URA2405(X)D-10WR2 +5 +1000 83
URA2412(X)D-10WR2 +12 +416 86
URA2415(X)D-10WR2 +15 +333 88
URB2403(X)D-10WR2 936 33 2400 79
URB2405(X)D-10WR2 (24vDQ) 5 2000 82
URB2412(X)D-10WR2 12 833 86 50.80x25.40¢11.80(mm)
URB2415(X)D-10WR2 15 667 87
URA2424(X)D-10WR2 24 416 87 - Funkgje pinw
URA4805(X)D-10WR2 +5 +1000 8 H k) H =g i RACED 0D
URA4812(X)D-10WR2 +12 +416 86 jﬁmwogm—i R T
URA4815(X)D-10WR2 +15 +333 88 4100161 38 +Vo 4V
URB4803(X)D-10WR2 1875 33 2400 79 S

RB4805(X)D-10WR2 43VDC 2000 ) DA % ol o
3RB4§1§EX§D-10WR2 o 152 80303 26 2§ ‘i%milj “Drak pinu ta proditdw z e
URB4815(X)D-10WR2 15 667 87 T ety 85 .
URB4B24(X)D-TOWR 2% 416 7 o5 -

1.”A2S" na koricu symbolu oznacza produkty do montazu w chassis, natomiast “A4S” - do montazu na szynie DIN. = b g ST 0golna dokfadnost: +0.25mm [£0.010°)

2.W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie.

Wymiary obudowy do montazu w chassis (76.00x31.50x21.20 mm)

76.00(2.992] Funkdje pinéw
61.60[2.425] -

LED lamp *PIH URA_(X)D | URB_(X)D
? = —— T o cr
I I i (widok przodu) § 2 GND GND
g_ § 1 O] 4 [ 1 | = 3 Vin Vin
g % 2 (widok gory) NI ’ ’ . . ; 4 Vo oV
= ? 3 ] 6 J 5 oV NC
i X 8.80[0.346] o | v o

Jednostka: mm [cal] . ; . -
Z33000.130]  0gcina dokladnosc: +0.50mm [:£0.020'] Brak pinu dla produktéw z serii URA/B_XD-10WR2
Wymiary obudowy do montazu na szynie DIN (76.00x31.50x25.80 mm)
76.00[2.992] Funkge pindw
61.60[2.425] "

LED lamp Pin | URA_(X)D | URB_(X)D
$ 5 _ *1 Ctrl Ctrl
So M (widok przodu) s |E 2 GND GND
SRR o « [ 1 It g2 3 | i Vi
£g? (widok gory) NIk 1 | 52 W o
5§ ° =i gr= TI= - 5| o | K

2 -
| & 9.80[0.386] 6 ] +¥o Vo
Jednostka: mm [cal] *Brak pinu dla produktéw z serii URA/B_XD-10WR2

0gélna dokfadnos¢: +0.50mm [+0.020"]
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URA_LD-15WR2 & URB_LD-15WR2 “Aus (€ RoHS

15-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu podwéjnym/pojedynczym,
stabilizowanym napieciu wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 4:1
Wiasciwosci

- Temperatura pracy: -40°C~+85°C

« Brak redukcji mocy znamionowej do temperatury 70°C (do 80°C w wersji z radiatorem)
- Napiecie izolacji WE-WY: 1500VDC

« Sprawnos¢ do 90%

« Funkcja zdalnego wiaczania/wytaczania oraz trymowania napiecia na wyjsciu

« Zgodno$¢ z norma CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI

+ Opcje wykonania do montazu: na PCB, w chassis i na szynie DIN

Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢
() (mA)

Symbol (napiecie nominalne) (%) Bez radiatora 50.80x25.40x11.80(mm)
URA2405LD-15WR2 +5 +1500 86 ) Jg funkepinbw
(widok przodu) 2= Pin  URA_LD URB_LD
URA2412LD-15WR2 +12 +625 88 =l == 1 a0 o
URA2415LD-15WR2 +15 +500 88 —=H=-21.00(0.039) — 2 Vin Vin
4.10[0.161] 3 Vo Vo
URB2403LD-15WR2 9-36 33 4000 87 50.80[2.000] 4 o Tim
URB2405LD-15WR2 (24v0Q) 5 3000 90 = 20.82(0.800) 5 o o
URB2412LD-15WR2 12 1250 89 © o 2(wi - dolu)\)l = § g 6 Ctr Ctrl
R 4 =IS|= Jednostka: mm [cal]
URB2415LD-15WR2 b 1000 8 oS i =SS Tzler:g;cj: mr:ysnolfoasci pindw: £0.50mm [+0.020"]
URB2424LD-15WR2 24 625 9 29 N . St Tolerancja Srednicy pindw: £0.10mm [0.004"]
= 6 2 0gdlna doktadnosc: +0.30mm [£0.012"]
URA4805LD-15WR2 +5 +1500 86 )
URAZB12LD-T5WR2 e - o Z radiatorem 50.80%25.40x16.30(mm)
. = = AR T Funkdje pinéw
URA4815LD-15WR2 +15 +500 89 32 “Pin URALLD URB.LD.
18-75 (widok przodu) ‘ == - - =
URB4803LD-15WR2 (48V00) 33 4000 87 . . 1 GND GND
URB4805LD-15WR2 5 3000 89 ! ! T—
URB4812LD-15WR2 12 1250 88 (wido d,,,u)3° 4 ov Trim
URB4815LD-15WR2 15 1000 90 12 4 g /0 0y
6 Ctrl Ctrl
1. Wersja z radiatorem oznaczona jest litera “H". o6 50

2."A25" na koricu symbolu oznacza produkty do montazu w chassis, natomiast “A4S” - do montazu na szynie DIN.
3.W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie.

Wymiary obudowy do montazu w chassis (76.00x31.50x21.20 mm)

76.00[2.992] Funkgje pinéw

£1.60(2.425] o Pin | URA_LD | URB_LD
? T = P E— 1 ctrl ctrl
=4 k= ﬁ \ (widok przodu) / ﬁ 3 2 | aw GND
g2 1o W o 4 11 I O = 3 Vin Vin
=< 2||® (widok gory) ||| 5 ’ ’ . . o 4 o o
ox 3 ]| 6 1 5 ov Trim
& g . 8.80[0.346] 6 o o

Jednostka: mm [cal]
253300.130] 0Ogdlna doktadnos¢: +0.50mm [+0.020"]
Wymiary obudowy do montazu na szynie DIN (76.00x31.50x25.80 mm)

76.00[2.992] Funkdje pinéw

61.60[2.425] LED lamp Pin | URA LD | URB LD
r d 1 Ctrl Ctrl
5= (widok przodu) \ S|z 2 GND GND
g8 © 11 I+ 25 3| i vin
=S (widok gory) © ’ ’ . . S8 T o o
233 o R -
= T @ W = ' 5 oV Trim
| 9,80[[}.386]j 6 | +Vo +Yo

Jednostka: mm [cal]
0gdlna doktadnos¢: +:0.50mm [+0.020"]
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URA_LD-20WR2 & URB_LD-20WR2 ‘Mlus C€ RoHS

20-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu podwdéjnym/pojedynczym,
stabilizowanym napieciu wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 4:1
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+85°C

« Brak redukcji mocy znamionowej do temperatury 70°C (do 80°C w wersji z radiatorem)
- Napiecie izolacji WE-WY: 1500VDC

« Sprawnos¢ do 90%

« Funkcja zdalnego wiaczania/wytaczania oraz trymowania napiecia na wyjsciu

« Zgodno$¢ z norma CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI

« Opcje wykonania do montazu: na PCB, w chassis i na szynie DIN

Symbol Zakres napigcia wejSciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢
y (napiecie nominalne) (VDQ) (mA) ()]
URA2405LD-20WR2 +5 +2000 86 Bez radiatora 50.80x25.40x11.80(mm)

H = Funkgje pinéw
URA2412LD-20WR2 +12 +834 88 H T H =[z “on U UeD
URA2415LD-20WR2 +15 +667 88 o 1 a0 o
URB2403LD-20WR2 9-36 33 5000 86 —=H=-21.00(0.039) I 2 Vin Vin

vD0) 4.10[0.161] 3 Vo Vo
URB2405LD-20WR2 (24 5 4000 90 50.80[2.000] . o T
URB2412LD-20WR2 12 1667 89 -5 22.82(0.800] 5 o o
o = 3 | 6 Ctrl ctrl

URB2415LD-20WR2 15 1333 90 =) z(wido doh) EEE

N 4 =S| = Jednostka: mm [cal]

L2 R D 2 e 2 S 1 K EeE Tglenrg;ttj: vrvnyrsnok(:s'ci pinéw: £0.50mm [+0.020"]
URA4805LD-20WR2 +5 +2000 86 =2 R . S| |« Tolerandja srednicy pinéw: £0.10mm [:£0.004']
= 5 2 0gdlna doktadno$é: +0.30mm [+£0.012"]
URA4812LD-20WR2 +12 +834 88 - 50.80x25.40x16.30(mm)
.80x25.40x16.
URA4815LD-20WR2 +15 +667 89 fadiatoremn ’ .
SARAARAARRARRAAAAAARA, L Funkgje pinéw

URB4803LD-20WR2 18-75 33 5000 86 idokproty ii Pn URALLD URBLD
URB4805LD-20WR2 (48vDC) 5 4000 90 . N 1 GND GND
URB4812LD-20WR2 12 1667 89 ! ! d__un U

= < 3 +Vo +Vo
URB4815LD-20WR2 15 1333 90 (widok dotu) 4 ov Trim
URB4824LD-20WR2 24 834 90 12 4 3 V0 0y

° 6 ctrl ctrl

1. Wersja z radiatorem oznaczona jest litera “H". o6 50

2."A25" na koricu symbolu oznacza produkty do montazu w chassis, natomiast “A4S” - do montazu na szynie DIN.
3.W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie.

Wymiary obudowy do montazu w chassis (76.00x31.50x21.20 mm)

76.00[2.992] Funkgje pinéw
61.60[2.425] Pin | URA_LD URB_LD
LED lamp . = -
? 3 5 = 1 Ctrl Ctrl
T (wi 2 2 GND GND
= & N widok przodu) *
SIS W o 4 11 I O = 3 Vin Vin
=< 2||® (widok gory) 1| 5 ’ ’ . . = 4 Vo oV
=S &
5$ 3||© D] 6 1 5 ov Trim
& < 8.80[0.346] 6 Vo Vo

Jednostka: mm [cal]
253.30(0.130]  096Ina doktadnosc: :0.50mm [:0.020"]

Wymiary obudowy do montazu na szynie DIN (76.00x31.50x25.80 mm)

76.00[2.992] -
Funkcje pinéw
61.60[2.425] LED lamp Pin | URA LD | URB LD
r & _ 1 Ctrl Ctrl
Tz (widok przodu) L \ 5| 2 GND GND
g8 © 11 I+ 25 3| i vin
cg 2 (widok gory © ’ ’ . . S8 1w W
LS 3 M &
b=y $ T = 5 ov Trim
= d ? 1
| &) 9.80[0.386] 6 | +Vo +Yo

Jednostka: mm [cal]
0gdlna doktadnos¢: +:0.50mm [+0.020"]
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URB_YMD-20W RoHS

20-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu pojedynczym, stabilizowanym
napieciu wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 4:1

Wiasciwosci

- Temperatura pracy: -40°C~+85°C

« Brak redukcji mocy znamionowej do temperatury 56°C (do 65°C w wersji z radiatorem)
- Napiecie izolacji WE-WY: 1500VDC

« Sprawnos¢ do 90%

« Funkcja zdalnego wtaczania/wytaczania

« Zabezpieczenie nadnapieciowe wyjscia

+ Zgodnos¢ z normg CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciagte z automatycznym wznowieniem pracy

« Opcje wykonania do montazu: na P(B, w chassis i na szynie DIN

Bez radiatora 25.40x25.40x11.70(mm)
J= — Funkgje pinéw
SL | (widok przodu) E,;i =
=5 & ,
U U U U 1 Vin
21.00[0.039] = 2 D
——25.40[4.000]— g i
-—20.32(0.800}— 4 Trim
T . 5 ov
3 5 loi 6 ctrl
% 5 Jednostka: mm [cal]
vt 3 . o P » S Tolerancja wysokosci pinéw: £0.50mm [+0.020"]
Symbol Zakres napiecia ngscllowego NapIQCI?I \Igvcyjsclowe Prad wa;uowy Spraxmosc ; 2? gi | T (T)olg{:gcjals'lre?nic’x "l“g;”oir';}ﬂ’?&[f?""“
(napiecie nominalne) (VDO) (mA) (%) ST e 9 +0. +0.
URB2403YMD-20W 33 5000 87 ) L
URB2405YMD-20W 936 5 4000 ) Zradiatorem 25.40x25.4016.40(mm) -
URB2412YMD-20W (24VDC) 12 1667 ) SRR, L Fu:kqe%
X ~) :5 n unkcga
URB2415YMD-20W 15 1333 90 (widokprzodu) | 25 BT
URB4803YMD-20W 33 5000 88 U 000 U 2 GND
URBA80SYMD-20W 1875 5 4000 90 . . e
3 5 rim
URB4812YMD-20W (48VDC) 12 1667 90 5 ov
URBA4815YMD-20W 15 1333 90 B Gf
1. Wersja z radiatorem oznaczona jest litera “H". 118 &

2."A25" na koricu symbolu oznacza produkty do montazu w chassis, natomiast “A4S” - do montazu na szynie DIN.
3.W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie.

Wymiary obudowy do montazu w chassis (76.00x31.50x21.20 mm)

76.00[2.992]
61.60[2.425] Funkcje pinéw
LED lamp o Pin Funkgja
O = 1

i Jull 5 @ ﬂ (widok przodu) ﬂ 5 N GC’H[‘]

g8 o] o« L1 LD+ R T
=S 2||® (widok gry) ®| 5 ’ ’ . . g 3 Vin
cg 3 , ©|] 6 —~ | w
& ki \8\ 8.80[0.346] 5 | Tim
Jednostka: mm [cal] 6 +Vo

23.30[0.130]  0gdIna doktadnosc: +0.50mm [+0.020]

Wymiary obudowy do montazu na szynie DIN (76.00x31.50x25.80 mm)

76.00[2.992] {
61.60(2.425] Funkgje pinéw
? LED lamp Pin Funkdja
1—% [\ =1 1 ctrl
g § i @ H H (widok przodu) L % * g % 5 e
=2 2[|® (widok gory) 5 ’ ’ ‘ ‘ § g 3 Vin
23 3o 6 ES 4 v
T T tmg ® @7 5 Trim
& 9.80(0.386] 6 Vo

Jednostka: mm [cal]
0gdlna doktadnos¢: +-0.50mm [+0.020"]
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URA_D-30WR2 & URB_D-30WR2 & URC_D-30WR2 RoHS
30-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu podwdjnym/pojedynczym/potréjnym,
stabilizowanym napieciu wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 4:1
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+85°C

» Brak redukcji mocy znamionowej do temperatury 60°C (do 70°C w wersji z radiatorem)
- Napiecie izolacji WE-WY: 1500VDC

« Sprawnos¢ do 90%

« Szedciostronnie ekranowana obudowa

« Funkgja zdalnego wiaczania/wylaczania oraz trymowania napiecia na wyjsciu

« Zgodnos¢ z norma CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciagte z automatycznym wznowieniem pracy

Symbol Zakres napigcia wejSciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢
y (napiecie nominalne) (VDC) (mA) (%)
URA2405D-30WR2 5 +3000 86 Bez radiatora 50.80x40.60x11.80(mm)
URA2412D-30WR2 +12 +1250 89 T Funkje pinéw
URA2415D-30WR2 +15 +1000 90 H , [(widokprzodu) H ;i Pin  URAD URB_D URC_D
URB2405D-30WR2 5 6000 88 U ] 1 Vin  Vin_ Vin
—~H~-21.000.039] t 5 GND GND_ GND
URB2412D-30WR2 12 2500 88 4.10[0.161] 3 crl ool cul
URB2415D-30WR2 9-36 15 2000 0 50.80[2.000] 4 Tim_ Trim Vo2
(24VDQ) 45.72[1.800] 5 Vo oV ov
URB2424D-30WR2 24 1250 89 ‘—‘1
- = ‘ 6 O Vo +Vol
URC240312D-30WR2 3.3/+£12 3500/+625 85 7 7 +Vo  Brakpinu_+Vo2
URC240315D-30WR2 3.3/+15 3500/+500 86 god—_1S]®
1 ) elglz| 2
URC240512D-30WR2 512 3000/£625 88 - (witok dotu) o QI SEls Jetlinostka: o L(a” [ ]
S| Tolerang &ci pinow: £0.50mm [:0.020']
URC240515D-30WR2 5/£15 3000/+500 88 | o5 1~ &22233?ﬁ!i?]i?ysﬂiﬂls"ﬁﬂ(]JOmrr?f?io.oom
URA4805D-30WR2 +5 +3000 86 4 0gélna dokfadnosc: +0.30mm [+0.012]
URA4812D-30WR2 +12 +1250 87
URA4815D-30WR2 +15 +1000 87 Zradiatorem  50.80x40.60x16.30(mm)
URB4805D-30WR2 5 6000 88 il Funkcje pinéw
URB4812D-30WR2 12 2500 88 H A H 32 P URAD URBD URC_D
18-75 (widok przodu) Lls, = = =
URB4815D-30WR2 15 2000 89 0 0 1 Vin Vin__ Vin
(48VDC) U I 2 GND  GND  GND
URB4824D-30WR2 24 1250 90 3 ol o oul
URC480312D-30WR2 3.3/+12 3500/+£625 85 70 4 Tim  Tim Vo2
5 Vo ov ov
URC480315D-30WR2 3.3/+15 3500/+500 85 . 3 W o ol
URC480512D-30WR2 5/+£12 3000/+£625 88 ‘2 widokdot) 7 +Vo  Brakpinu_ +Vo2
URC480515D-30WR2 5/£15 3000/+500 87 9
1. Wersja z radiatorem oznaczona jest litera “H". . 4o

2.W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie.
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URB1D_YMD-6W

C € RoHS

6-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu pojedynczym, stabilizowanym
napieciu wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 4:1

Wiasciwosci

« Uniwersalny zakres napiecia wejéciowego: 40~160VDC

« Temperatura pracy: -40°C~+85°C

- Napiecie izolacji WE-WY: 1500VDC

« Poziom tetnien i szuméw na wyjsciu: 70mVp-p
« Sprawnos¢ do 85%

« Zabezpieczenie nadnapieciowe wyjscia

« Zgodnos¢ z norma RIA12 w zakresie ochrony przed impulsami przepieciowymi

przy zastosowaniu zewnetrznego obwodu

« Opgje wykonania do montazu: na PCB, w chassis i na szynie DIN 25.40x25.40x11.70(mm)

« Przeznaczone do zastosowan w przemysle kolejowym

Symbol

(napiecie nominalne)

URBTDOSYMD-6W \
URBIDI2YMD-6W 40-160 \
URBIDTSYMD-6W (110VD0) |
URBTD24YMD-6W \

Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe

; Funkcje pinéw
é (widok przodu) Eé Pin Funkga
= F 1 GND
f 2 Vin
o1 yo [lu] 0U39] U - .
5 ov
— 25.40[1.000] —
h 20.32[0.800] ﬁ
Prad wyjsciowy  Sprawnos¢ y 5] {
(mA) (%) 3 s| T
gg Jednostka: mm [cal]
1200 ‘ 81 22 Tolerancja wysokosci pindw: +0.50mm [£0.020"]
twidok dotu) &S Toleranda rednicy pindw: +0.10mm [+0.004"]
500 ‘ 83 S Ogdina dokdadnosc: +0.25mm [+0.010")
201
400 8 2] J\
250 %

5.08[0.200]

1.”A2S" na koricu symbolu oznacza produkty do montazu w chassis, natomiast “A4S” - do montazu na szynie DIN.
2.W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie.

Wymiary obudowy do montazu w chassis (76.00x31.50x21.20 mm)

76.00[2.992]
61.60[2.425]
I b
g5 ©
=S 2||® (widok gdry) ©
25 i|lolf o
|1 =5,

\ H (widok przodu) /ﬂ—m |

: [

Funkcje pinéw
LED lamp Pin Funkgja
1 NC
2 GND
3 Vin
4 oV
5
6

21.20[0.835] |

8.80[0.346] _t

NC
+Vo

Jednostka: mm [cal]
23.30[0.130]  09dIna doktadnosc: £0.50mm [+0.020]

Wymiary obudowy do montazu na szynie DIN (76.00x31.50x25.80 mm)

76.00(2.992}
61.60[2.425]
Ty
SE
= s 2||® (widok géry)
25
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Funkcje pinéw
LED lamp Pin Funkcja

. H (widok przodu) L % * ne

GND
: 1

Vin
9.80(0.386] 3

]
2|
_3 |
4 oV
5 NC
_6 |
Jednostka: mm [cal]
0gdlna doktadnos¢: +:0.50mm [+0.020"]

22.20[0.874]
I 25.80(1.016]

+Vo
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URB1D_ XD-10W C € RoHS

10-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu pojedynczym, stabilizowanym
napieciu wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 4:1

Wiasciwosci

« Uniwersalny zakres napiecia wejéciowego: 40~160VDC
« Temperatura pracy: -40°C~+85°C

- Napiecie izolacji WE-WY: 1500VDC

« Poziom tetnien i szuméw na wyjsciu: 60mVp-p

« Sprawnos¢ do 86%

« Zabezpieczenie nadnapieciowe wyjscia

« Zgodnos¢ z norma RIA12 w zakresie ochrony przed impulsami przepieciowymi
przy zastosowaniu zewnetrznego obwodu

- Opgje wykonania do montazu: na PCB, w chassis i na szynie DIN

« Przeznaczone do zastosowan w przemysle kolejowym

50.80x25.40x11.80(mm)

- Funkgje pinéw
H (widok przodu) H % § Pin Funkga
=1 1 GND
- 1.00[0.039] P _2 Wb
4.10[0.161] 3 4V
Symbol Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢ 4 ov
Y (napiecie nominalne) (mA) (%) 50.80[2.000]
URBTDOSYD-10W \ 5 C000 8 - 20.32(0.800)
=S = =T
URBID12XD-T0W 40-160 | 12 | 833 o8 °e (widok ot 1 I T ————
o |2 olerancja wysokosci pindw: £0.50mm [+0.020"]
URB1D15XD-10W ‘ (110vDC) ‘ 15 ‘ 667 ‘ 85 12 S|= Toleranda rednicy pndw:0.10mm [£0.004']
URB1D24XD-10W ‘ ‘ 2% ‘ 416 ‘ 86 g < Ogéina dokladnosc: +0.30mm [:0.012"]

1.”A2S" na koricu symbolu oznacza produkty do montazu w chassis, natomiast “A4S” - do montazu na szynie DIN.
2.W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie.

Wymiary obudowy do montazu w chassis (76.00x31.50x21.20 mm)

76.00[2.992]

61.60[2.425) Funkgje pinéw
t LED lamp o Pin Funkgja
g § ; ST 4 (widok przodu) H H * S P D
=g 2 (widok gdry) Ol s ’ ’ . . g 3 v
23 3 ]| 6 4 ov
i 1 N 8.50[0.345]—f 5 NC

Jednostka: mm [cal] 6 +Vo
3.30(0.130]  0gdlna doktadnos¢: :0.50mm [+:0.020"] -
Wymiary obudowy do montazu na szynie DIN (76.00x31.50x25.80 mm)

76.00[2.992]

61.60[2.425] Funkje pinéw
$ LED lamp Pin Funkda
= ? idok przodi L \ Sl _1 ] NC
SE o]« L 1) friokprod) |+ g2 [ o
=g 2 (widok gory) | s ’ ’ . . S8 3 Vin
22 ~|& 4 o
=g g ° pEs = TI= T 1 5 e
i 9.80(0.386] 6 Vo

Jednostka: mm [cal]
0gélna dokfadnos¢: +0.50mm [+0.020"]
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URB1D LD-15W C € RoHS

15-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu pojedynczym, stabilizowanym
napieciu wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 4:1

Wiasciwosci

« Uniwersalny zakres napiecia wejéciowego: 40~160VDC

« Brak redukcji mocy znamionowej do temperatury 70°C (do 80°C w wersji z radiatorem)
- Napiecie izolacji WE-WY: 1500VDC

« Poziom tetnien i szuméw na wyjsciu: 50mVp-p

« Sprawnos¢ do 89%

« Funkcja zdalnego wiaczania/wytaczania

« Zabezpieczenie nadnapigciowe wyjécia

« Zgodnos$¢ z norma RIA12 w zakresie ochrony przed impulsami przepieciowymi
przy zastosowaniu zewnetrznego obwodu

« Opcje wykonania do montazu: na PCB, w chassis i na szynie DIN

« Przeznaczone do zastosowan w przemysle kolejowym

Bez radiatora 50.80x25.40x11.80(mm)
J= Funkgje pindw
H (widok przodu) H = < Pin Funkga
B 1 GND
——H=—21.000.039] 2 vin
4.10[0.161] = %
50.80[2.000] 0 Tim
.5 20.52(0.800) 7 w
el = 9L 1 6 ctrl
= (widak dotu) EEIS
2 SIS |2 Jednostka: mm [cal]
= ] 4 Jd=|S Tolerangja wysokosci pinéw: +0.50mm [:0.020"]
[S —=|2 | Tolerancja Srednicy pindw: £0.10mm [+0.004"]
~o 6 5 Z4S, |~ 0gélna doktadnos¢: £0.30mm [£0.012"]
Syiifl Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢ Zradiatorem 50.80x25.40x16.30(mm)
y (napiecie nominalne) (VDCO) (mA) (%)
RRRAAARRAAAAARRA, T L
URBTDO3LD-TSW \ 33 S w0 8 - ‘ 28 Funke pinow
URBIDOSLD-1SW . \ 5 o300 89 : N "U = SR A
URBIDI2LD-SW ;1 0\1/3% \ 2 om0 88 _ BT
URBIDISLD-1SW \ 15 000 88 itk don R
® 4 Tii
URBID24LD-SW \ u s s Pots -
1. Wersja z radiatorem oznaczona jest literg “"H”. o6 50 6 ctrl

2."A25" na koricu symbolu oznacza produkty do montazu w chassis, natomiast “A4S” - do montazu na szynie DIN.
3.W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie.

76.00[2.992]
61.60[2.425] Funkje pinéw
ﬁ LED lamp - Pin Funkgja
— l @ (widok przodu) g . ol
g8 NI [ 1 [ 2| oo
== (widok gory) Ol 5 ’ ’ . . i 3 vin
= ]| 6 4 o0V
| ! X 85000345 "5 | Tim
Jednostka: mm [cal] 6 +Vo
3.30(0.130]  096lna doktadnos¢: :0.50mm [:0.020"] -
Wymiary obudowy do montazu na szynie DIN (76.00x31.50x25.80 mm)
76.00[2.992]

61.60[2.425] Funkje pinéw
ﬁ LED tamp Pin |  Funkca
L s © |\ ) L \ S 1 Crl
gz ST+ H H (widok przodu) H * § § 1 e
%' % ) (widok gory) O] 5 ’ ’ . . N § 3 Vin
2323 o] 6 N 4 oV
i 1 @ T 3—4'75' — "5 | Tim
9.80[0.386] 1 v

Jednostka: mm [cal]
0gélna dokfadnos¢: +0.50mm [+0.020"]
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URB1D LD-20W C € RoHS

20-watowe, izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu pojedynczym, stabilizowanym
napieciu wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego 4:1

Wiasciwosci

« Uniwersalny zakres napiecia wejéciowego: 40~160VDC

« Brak redukcji mocy znamionowej do temperatury 65°C (do 75°C w wersji z radiatorem)
- Napiecie izolacji WE-WY: 1500VDC

« Poziom tetnien i szuméw na wyjsciu: 50mVp-p

« Sprawnos¢ do 89%

« Funkcja zdalnego wiaczania/wytaczania

« Zabezpieczenie nadnapigciowe wyjécia

« Zgodno$¢ z norma RIA12 w zakresie ochrony przed impulsami przepieciowymi
przy zastosowaniu zewnetrznego obwodu

« Opcje wykonania do montazu: na PCB, w chassis i na szynie DIN

« Przeznaczone do zastosowan w przemysle kolejowym

Bez radiatora 50.80x25.40x11.80(mm)
J= Funkgje pindw
H R (widok przodu) . H = i Pin Funkdja
| 1 GND
—=H=-1.00[0.039] 2 Vin
4.10[0.161] 3 Vo
50.80[2.000] T —
= 20.32[0.800]‘ 5 o
=R = o S
> N | 6 Ctrl
= (widok dot)” EES —
2 SIS |2 Jednostka: mm [cal]
= ] 4 Jd=|S Tolerangja wysokosci pinéw: +£0.50mm [:0.020"]
S =|2 | Tolerancja Srednicy pindw: £0.10mm [+0.004"]
~S 6 5 Z4S, [~ 0gélna doktadnosc: £0.30mm [£0.012")

Zradiatorem 50.80x25.40x16.30(mm)

Symbol Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢ AR AR T o
y (napiecie nominalne) DC) (mA) (%) f— ‘ 23 Funkcje pindw
URB1DO5LD-20W 5 4000 89 . UW' S "U . |F= ,,,: Fuenﬁfga
URBIDT2LD-20 40-160 \ 12 e 88 : T
URBIDISLD-20W (110vD0) \ 15 BB 8 (widokdols) T
02 4 Trim
URBID24LD-20W \ u \ 833 s & . N
1. Wersja z radiatorem oznaczona jest litera “H". o6 5o 6 Ctrl

2."A25" na koricu symbolu oznacza produkty do montazu w chassis, natomiast “A4S” - do montazu na szynie DIN.
3.W przypadku aplikacji o wyzszych wymaganiach w dziedzinie EMC mozna skorzystac z pomocniczych produktéw dostepnych w ofercie.

76.00[2.992}
61.60[2.425] Funkgje pinéw
ﬁ LED lamp U Pin |  Funkga
— l ® (widok przodu) ﬂ g ] cir
g8 NI [ 1 [ 2| oo
A= (widok géry) s ’ ’ . . g 3 vin
= ]| 6 4 oV
| ! X 85000345 5 | Tim
Jednostka: mm [cal] 6 +Vo
253.30[0.130] 0gdIna doktadnos¢: £0.50mm [£0.020"] -
Wymiary obudowy do montazu na szynie DIN (76.00x31.50x25.80 mm)
76.00[2.992}
61.60[2.425] Funkje pinéw
ﬁ LED flamp Pin Funkdja
L s ® /o idokoraod L \ S 1 ctrl
g § ; T4 H H (widok przodu) H * § i 1 oo
o g (widok gory) g 5 ’ ’ . . NME 3 vin
2323 6 SR 4 oV
i i ) = G%i, S T
9.80(0.386] o w

Jednostka: mm [cal]
0gélna dokfadnos¢: +0.50mm [+0.020"]
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URB_LD-2000 & URB_LD-3000 RoHS

Izolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu pojedynczym, statlopragdowym i z szerokim
zakresem napiecia wejsciowego 4:1
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C~+71°C

- Napiecie izolacji WE-WY: 1500VDC

« Szesciostronnie ekranowana obudowa

« Wyjscie statopradowe

. . . 50.80x25.40x11.80
« Funkgja zdalnego wiaczania/wytaczania et

Funkcje pindw

« Zabezpiecznie nadnapigciowe (widok przodu) 8 g T ke
N . == 1 vi
« Zabezpiecznie podnapieciowe ! o SES ] 3 s
. . . . . - 4.10[0.161] 3 cirl
« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy 50.8012.000 4 Tim
45.72[1.800] 2 f://o

Zakres napigcia wejSciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnosc

Symbol

S Jednostka:mm [cal]

—  Tolerancja wysokosci pinéw: +0.50mm [+0.020"]
< Tolerandja Srednicy pindw: :0.10mm [:0.004']
5 0gélna doktadnos¢: +0.30mm [+0.012"]

(napiecie nominalne) (VDQ) (mA) ()]
URB24C4LD-2000 \ 42 w0 S
URB2403LD-3000 (2?1-\13[?() \ 33 o0 M
URB2404LD-3000 \ 37 S0 T4

{widi
{widol

0.400] [0.400]

K78-500R2 C€ RoHS

Nieizolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu pojedynczym, stabilizowanym napieciu
wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego
Wiasciwosci

« Dostarczaja takze napiecie ujemne

« Niski pobdr mocy w stanie spoczynku

« Poziom tetnien i szumow na wyjsciu: 20mVp-p

- Radiator niewymagany

« Sprawnos¢ do 96%

« Miniaturowa obudowa SIP

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciagte z automatycznym wznowieniem pracy

Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢

Symbol

(napigcie nominalne) (VDQ) (mA) (%)
4.75-28 (12VDC) 15 500 77
K7801-500R2
4.75-25 (12VDQ) -15 -400 66
4.75-28 (12VDQ) 1.8 500 81
K78X2-500R2
4.75-25 (12VDC) -1.8 -400 70
K7802-500R2 4.75-28(12V0) 25 500 8 11.60x7.50x10.20(mm)
4.75-25 (12VDQ) -2.5 -400 73
4.75-28 (24VDC) 33 500 91
K7803-500R2 =
4.75-25 (12VDQ) -33 -400 78 g < Funkgje pindw
= (widok przodu) = - — - p—
K7805-500R2 6.5-32 (24¥00) 50 500 94 E g_ Pin Wyjscie d‘odatnle Wyjscie ‘ujemne
6.5-27 (12VDC) 5.0 -400 83 i |© ; m +VZ‘U”I
8-32(24VDC 6.5 500 94 2e
K78X6-500R2 . 25((12\/02) 65 20 w LH S 3 +Vout GND
: : L——%Ps 08[0.200]
11-32(24VD() 9.0 500 95
K7809-500R2 i
7-23 (12VDC) -9.0 -200 86 =1 | '
15-32 (24VDC) 12 500 95 § a ! g iT Jednostka: mm [aal] .
K7812-500R2 gle (widok dotu) = Toleranja rozstawu pinow: £0.10mm [0.004]
7-20 (12VDQ) 1 200 87 28 = 0gélna dokfadnosc: +0.25mm [£0.010"]
3 [F—
K7815-500R2 183224100 15 50 % 11.60[0.457] |
7-17 (12VDQ) -15 -200 87
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K78L-500R2

Nieizolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu pojedynczym, stabilizowanym napieciu
wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego

Wiasciwosci

« Atrakcyjna cena

« Niski pobor mocy w stanie spoczynku

« Poziom tetnien i szumow na wyjsciu: 20mVp-p

- Radiator niewymagany

« Sprawnos¢ do 93%

« Miniaturowa obudowa SIP

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy

Symbol Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢
y (napiecie nominalne) (VDQ) (mA) (%)
4.75-18
K78L03-500R2 (120D0) 33 500 0
K78L05-500R2 718 5.0 500 923
(12VDC) ’

K78L-1000R2

Nieizolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu pojedynczym, stabilizowanym napieciu
wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego

Wiasciwosci

« Atrakcyjna cena

« Niski pobdr mocy w stanie spoczynku

» Poziom tetnien i szumow na wyjsciu: 20mVp-p

« Radiator niewymagany

« Sprawnos¢ do 91%

- Miniaturowa obudowa SIP

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy

Symbol Zakr(es napiecia ngs’ciowego Napiecie wyjsciowe Prad wyjéciowy  Sprawnos¢
napiecie nominalne) (VDQ) (mA) (%)
K78L01-1000R2 ?1;\51[)1(8) 1.5 1000 76
K78LX2-1000R2 ?1;\5”)13 1.8 1000 78
K78L02-1000R2 ?1;\5/[)1(8) 2.5 1000 83
K78L03-1000R2 ?1;\5”)1(8) 33 1000 86
K78L05-1000R2 (?stgzé) 5.0 1000 91

Pefne dane techniczne podzespotdw prezentowanych w katalogu dostepne sa na www.micros.com.pl

RoHS

11.60x7.50x10.20(mm)

(widok przodu)

il

150(0.020]

101 o
[0.161]]

10.200.402]

1 3
(widok dotu)

Ty

11.60[0.457]

0.30[0.012] =

0.50(0.020]
L——%Ls.oa[o.zom

Funkgje pinéw

Pin Funkcja
1 +Vin
2 GND
3 +Vout

Jednostka: mm [cal]
Tolerancja rozstawu pinéw: £0.10mm [+0.004"]
0Ogdlna doktadnos¢: +0.25mm [+0.010"]

RoHS

11.60x7.50x10.20(mm)

(widok przodu)

150(0.020]

(]

101 o
[0.161]]

|

L

0.50[0.020]
08[0.200]

1 5}
(widok dotu)

2.10(0.083]

.

11.60[0.457]

0.30[0.012] ==

10.20{0.402]

Funkcje pindw

Pin Funkdga
1 +Vin
2 GND
3 +Vout

Jednostka: mm [cal]
Tolerangja rozstawu pindw: £0.10mm [£0.004"]
0gélna doktadnos¢: +0.25mm [+0.010"]
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K78-1000 & K78-1000L RoHS

Nieizolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu pojedynczym, stabilizowanym napieciu
wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego

Wiasciwosci

« Poziom tetnien i szumow na wyjsciu: 25mVp-p
« Niski pobér mocy w stanie spoczynku

« Sprawno$¢ do 97%

« Radiator niewymagany

« Miniaturowa obudowa SIP

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy

Symbol Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjéciowy  Sprawnos¢
y (napigecie nominalne) (VDQ) (mA) (%)
K7801-1000(1) 475-26 (12V0Q) 15 1000 8 Seria K78-1000 Seria K78-1000L
4.75-24 (12VDQ) -1.5 -800 73 11.50%9.00x17.50(mm) 19.00x11.50x9.00(mm)
K78X2-1000(0) 4.75-26 (12VDC) 18 1000 83 0.00[0.354
4.75-24(12VDQ) -1.8 -800 75 [ i
- 17.50 |0 I =5
K7802-1000(1) 47528012900 25 1000 8 Do) |idokrmd)| S = £3 -
4.75-25(12VDC) -2.5 -800 79 3 S | widokproodu) | S S (widokboku) =
o T = S 2 =
RN 4.75-28 (24VDOQ) 33 1000 90 oo [ | o 8 2 T g
- . o o
4.75-25 (12VDQ) -33 -600 82 50510200 E | %
K7805-1000(1) 6.5-32 (24VD() 5.0 1000 93 =
- E = 4.10[0.161]~ o8
7-27 (12VD0) 5.0 -600 86 | 09T 5 ? i ] ﬁfg
T I GREERETE=
- = - I f T2 3 - =
(75805-10000) 12:32 (24VDQ) 90 1000 % Tz -osooo) LT -
7-23(12vD0) 90 -400 % ss
16-32 (24VD() 12 1000 96 b Funkgje pinow
81z 10000) 7-20(12VDQ) 12 300 91 Jednostia: i cl Pin Ty dodanie_ Wi vemne
Tolgran(ja'rozstavlvy pindw: +0.10mm [%0.004"] 1 +Vin +Vin
K7815-1000(0) 20-32(24VDQ) 15 1000 97 0gélna doktadnos¢: £0.25mm [+0.010"] 3 GND Vout
7-17 (12VDQ) -15 -300 92 3 +Vout GND

Wersja katowa oznaczona jest litera “L', np. K7805-1000L.
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K78-1500 & K78-1500L RoHS

Nieizolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu pojedynczym, stabilizowanym napieciu
wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego

Wiasciwosci

» Poziom tetnien i szumow na wyjsciu: 25mVp-p
+ Niski pobér mocy w stanie spoczynku

« Sprawno$¢ do 95%

« Radiator niewymagany

« Miniaturowa obudowa SIP

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy

Seria K78-1500 Seria K78-1500L
11.50x9.00x17.50(mm) 19.00x11.50x9.00(mm)
9.00[0.354]
Symbol Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢ = [ ]
y (napigcie nominalne) (VD) (mA) (%) [9,75231 (widokprod)| S - g
3 S S S S |widok bok S
K7801-1500(1) ?1;\5”)13 15 1500 8 o |3 - 1] e -
410{0.161] \ H N T T I =
K78X2-1500(L) (41;\51;3 18 1500 85 ST T J_L%%
11.50 = 4.10(0.161] g
47518 [T[0453 | S T8
K7802-1500(L) 25 1500 88 ! = = i o=
(12vD0) (widokdotu) | S om B % g
K7803-1500(L) 47518 33 1500 9 mmide =S [T :::j g
(12VDC) ’ i —=0.50{0.020] L= B
K7805-1500(L) (?st[lﬁ) 50 1500 93 =S -
oo FunkqeL Jednostka: mm [cal]
8-18 Pin 1 2 3 Tolerancja rozstawu pindw: £0.10mm [%0,004”]
K78X6-1 500(|.) (1 ZVDC) 6.5 1500 95 Funkga +Vin GND -+Vout 0géIna doktadnosc: +0.25mm [+0.010"]

Wersja katowa oznaczona jest litera “L’, np. K7805-1500L.

K78-2000 & K78-2000L RoHS

Nieizolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu pojedynczym, stabilizowanym napieciu
wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego

Wiasciwosci

« Poziom tetnien i szumow na wyjsciu: 25mVp-p
« Niski pobdr mocy w stanie spoczynku

« Sprawno$¢ do 92%

« Radiator niewymagany

« Miniaturowa obudowa SIP

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy

Seria K78-2000 Seria K78-2000L
11.50x9.00x17.50(mm) 19.00x11.50x9.00(mm)
9.00[0.354]
Gl Zakres napigcia wejSciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢ ‘ = [ f
Yy (napiecie nominalne) (VDQ) (mA) (%) [;76‘33] (widokprzodu)| S = =g
475-18 5 S| (widokprzodu) | S o, |widokboks) &
K7801-2000(L) (1.2VDC) 15 2000 79 o 7 = g4 =
47518 410(0.161] \ H i Tlo n T 2
K78X2-2000(L) (1.2VD() 1.8 2000 81 5.08(0.200] T TTT l = %
L8 & 4.10[0.161] %§
K7802-2000(L) “1;\5/[;(8 25 2000 8 L = ﬁ i
( ) (widokdoh) | S == | &= T8
K7803-2000(L) 47518 33 2000 87 il - \3\ : ) £- Ez—L s
(12VDC) ’ I L0 .500.020] L= E
K7805-2000(L) (172'\,130 50 2000 9 s o
oo FunkqeL Jednostka: mm [cal]
8.5-18 Pin 1 2 3 Toleranja rozstawu pinéw: 0.10mm [+0.004"]
K78X6-2000(L) (1200 6.5 2000 92 Funkga  +Vin GND +vour  0g6lnadoktadnosc: £0.25mm +0.010')

Wersja katowa oznaczona jest litera “L’, np. K7805-2000L.
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K78_T-500 & K78_T-1000 RoHS

Nieizolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu pojedynczym, stabilizowanym napieciu
wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego
Wiasciwosci

» Poziom tetnien i szumow na wyjsciu: 10mVp-p

« Funkgja zdalnego wiaczania/wytaczania

« Sprawno$¢ do 96%

« Niski pobdr mocy w stanie spoczynku

« Regulowane napiecie wyjéciowe

- Radiator niewymagany
« Miniaturowa obudowa SMD
« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy

« Zgodnos¢ ze standardami bezotowiowego lutowania rozptywowego IPC/JEDEC J-STD-020D
15.24x8.50x7.00(mm)

Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjéciowy  Sprawnos¢ . . 10.05-0.20
YL (napiecie nominalne) (VDC) (mA) (%) e 103562 0.00%}
[0.400]
K78031-500 45-28(12VDQ) 33 500 ) I fwidokbota) |
K7805T-500 6.0-28 (12VDC) 5.0 500 94 3 soio_zo 10 9 76 e ]
K7809T-500 11-28 (24VD0) 9.0 500 9% e
K7812T-500 14-28 (24VDC) 12 500 95 0 0 1210=0.30
060:010 ] 254020 (G600
K7815T-500 17-28 (24VDC) 15 500 96 [0.024+0.004] ' = 10.100+0.008] A 025010
K78017-1000 4.75-15 (12DQ) 15 1000 76 \ES 2£[°-°‘“1°-00‘”
K78X2T-1000 4.75-15 (12VDC) 1.8 1000 79 ] (widok przodu) = g IS g? 0~5~
K78027-1000 5.0-18 (12VD0) 25 1000 83 == Funkdje pinéw
K7803T-1000 5.0-18 (12VDC) 33 1000 84 2.70[0.1 06]T / 'T'iﬁ"vm
+Vin
K7805T-1000 7.0-18 (12VDC) 5.0 1000 90 7.9 GND
Jednostka: mm [cal] 5 vour
K78X6T-1000 8.5-18 (12VD() 6.5 1000 93 Tolerangja rozstawu pindw: +0.10mm [+0.004"] —_—
0golna dokfadnosc: £0.25mm [+0.010"] %7(%

1. Regulacja napiecia wyjéciowego wymaga spetnienia warunku Vin-Vo>2V
2. Produktéw K7812T-500 i K7815T-500 nie mozna stosowac przy braku obciazenia

K78U-500 & K78U-500L RoHS

Nieizolowane przetwornice DC-DC o wyjsciu pojedynczym, stabilizowanym napieciu
wyjsciowym i z szerokim zakresem napiecia wejsciowego

Wiasciwosci
« Poziom tetnien i szumow na wyjsciu: 20mVp-p
« Niski pobor mocy w stanie spoczynku

« Sprawno$¢ do 95%
- Radiator niewymagany Seria K78U-500 Seria K78U-500L
. 11.50x9.00x17.50(mm) 19.00x11.50x9.00(mm)
« Miniaturowa obudowa SIP 9.00(0.354)
= il
« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy aag) |tidokprod| _ gg -
3 S | (widokprzodu) | S S |(widokboky) &
o @ S 8 = =
i = > = =
g oo ] 0zg fc sz T > =T =
Zakres napiecia wejsciowego  Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy  Sprawnos¢ 4.10[0.161] ‘ H H T|o | s
YL (napiecie nominalne) (VDC) (mA) (%) 5.08[0.200}—| T %
K78U03-500(L) 9-72 (48VDQ) 33 500 82 s = 4100161 o5
K78005-500(0) 9-72 (48V00) 50 500 87 e Tl
K78UX6-500(L) 9-72 (48VDC) 65 500 91 |k 2 88 |2 k!
K78U09-500(L) 14-72 (48VDC) 9.0 500 92 e | L =T =
K78U12-500(L) 17-72 (48VDO) 1 500 93 g2 o
% ug) % Jednostka: mm [cal]
K78U15-500(L) 20-72 (48VDC) 15 500 9% S Pin 1 2 3 Tolgrancja rozstawu pindw: +0.10mm [+0.004"]
K78U24-300(L) 36-72 (48VDC) 24 300 95 Futkga  +Vin GND +Vout 0gdIna doktadnosc: £0.25mm [£0.010"]

Wersja katowa oznaczona jest litera “L’, np. K78U05-500L.
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Pomocnicze
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1. Filtry EMC 72-75
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5. Elementy ttumiace przepiecia 78
6. Elementy ttumigce zaktdcenia impulsowe EFT 89




FC-LX1D & FC-LX1D2
Filtry EMC

Wiasciwosci

« Atrakcyjna cena, kompaktowe wymiary

« Powolne nagrzewanie

« Zaprojektowane do tlumienia przepiec w sieci zasilajacej (zabezpieczenie pierwotne)
« Zapewniaja wspdtpracujacym modutom zgodno$¢ z norma CISPR2/EN55022 Klasa B

« Opgje wykonania do montazu: na PCB, w chassis i na szynie DIN

RoHS

Sl Zakres napiecia Prad nominalny Waga
y wejsciowego (VAC) (A) (maks) (9)
FC-LX1D 85-264 1.5 20
FC-LX1D2 85-264 15 50
1. Do stosowania z zasilaczami AC-DC.
2."A25" na koricu symbolu oznacza produkty do montazu w chassis, natomiast “A4S” - do montazu na szynie DIN.
Wymiary obudowy do montazu na PCB
Schemat i wymiary Funkgje pinéw
c (widok przodu) FC-LX1D | FC-LX1D2 Pin Funkdja
€L
A 33.70 53.80 1| =
B 22.20 28.80 A LU
6 H : : 3 ()
—|[+—21.00[0.039] C 18.00 19.00 n 7&”(”
D 28.00 45.72 5 OUT(N)
—o3 4o— E 7.62 10.16
TE F 15.24 2032 Waga
Bl F {widok-dotu) 5 G 6.00 6.00 Seria Waga
**“” Jednostka: mm [cal] FC-LX1D 20g
‘ b Tolerancja Srednicy pinéw: 0.10mm [+0.004"] e
'%’ 0Ogdlna doktadnos¢: +0.50mm [+0.020"] FC-LX1D2 509
Wymiary obudowy do montazu w chassis
76.00(2.992} Schemat i wymiary Funkje pinéw
6 9E] : . Pin Funkga
61.60[2.425] Seria Wymiary . —L
r FC-LX1DA2S | 76.0x31.5x26.8(mm) 2 IN(N)
gg FC-LX1D2A2S | 76.0x31.5x27.8(mm I LD
g5 11O ©|s - 08 5t Bimm) 4 [ ooy
=g 2 ® (widok géry) 5 oUT()
2 % 3® O]|f 4 Waga | Ut
& Seria Waga
3.30[0.130
2 8300.130) FC-LX1DA2S 40g
— = FC-LX1D2A2S 709
(widok przodu) 53
H H H H * S|z Jednostka: mm [cal]
IR 0gdlna doktadnosc: +-0.50mm [+0.020"]
’ ’ . . AN Rysunek dotyczy FC-LX1D2A2S,

dla pozostatych produktéw wysokosc jest inna.

8.80(0.346] _t

Wymiary obudowy do montazu na szynie DIN

76.00(2.992] Schemat i wymiary Funkcje pinéw
61.60[2.425] Seria Wymiary Pin Funkcja
1 =
f FC-LX1DA4S | 76.0x31.5x31.4(mm) 2 IN(N)
= wE 3 IN(L)
28 1O ol s FC-LX1D2A4S | 76.0x31.5x32.4(mm) I .
=3 . ) 4 oUT(L)
=S 2||® (widok géry) o
= % 3O NE Waga L 2
& (J‘\B Seria Waga
FC-LX1DA4S 60g
FC-LX1D2A4S 90g
(widok przodu) g = E
ﬂ ﬂ H ; S1E |= Jednostka: mm [cal]
SRS 0gdlna doktadnos¢: +0.50mm [+0.020"]
. . R Rysunek dotyczy FC-LX1D2A4S,
= AN dla pozostatych produktow wysokos¢ jest inna.
9.80[0.386] —
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FC-AX3D & FC-B02D
Filtry EMC

Wiasciwosci

« Atrakcyjna cena, kompaktowe wymiary

« Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja, funkcja wolnego startu

« Zgodno$¢ z normami IEC/EN61000-4 i CISPR2/EN55022 w zakresie EMC

« Zgodno$¢ z normami kolejowymi RIA 12, IEC 571, EN50155, GB/T3021-2001

« Opgje wykonania do montazu: na PCB, w chassis i na szynie DIN

Sl Zakres napiecia Moc wyjsciowa Waga
y wejsciowego (VDC) (W) (maks) (9)

FC-AX3D 10-36 30 50

FC-B02D 18-75 30 50

1. FC-AX3D wspdtpracuje z modutami VRA/B24_LD-30WR2 i URA/B/C24_D-30WR2.
2. FC-B02D wspétpracuje zmodutami VRA/B48_LD-30WR2 i URA/B/(48_D-30WR2.
3.”A25" na koricu symbolu oznacza produkty do montazu w chassis, natomiast “A4S” - do montazu na szynie DIN.

Wymiary obudowy do montazu na PCB

Schemat i wymiary Funkgje pinéw
c (widok przodu) FC-AX3D | FC-B02D Pin Funkdja
£
A 53.80 53.80 L
6 H B 28.60 28.60 § %
| —21.00[0.039] C 19.00 19.00 N Vo
D 45.72 45.72 5 Vo
o3 4o— E 10.16 10.16
IE F 2032 2032 Waga
Bl F 2 {widok-dota) 5 .
G 6.00 6.00 Seria Waga
T Jednostka: mm [cal] FC-AX3D 509
b Tolerangja $rednicy pindw: +0.10mm [+0.004"] T
‘% 0Ogélna doktadnos¢: +0.50mm [+0.020"] FC-B02D 509
Wymiary obudowy do montazu w chassis
76.00[2.992] Schemat i wymiary Funkcje pinéw
61.60[2.425] Seria Wymiary Piinﬁ"‘ifja
1 L
? FC-AX3DA2S | 76.0x31.5x27.8(mm) 2 “Vin
= I 3 +Vin
28 1o FC-B02DA2S | 76.0x31.5x27.8(mm) —
S I O} s 7 Vo
= s 20|l (widok gory) | +Vo
8 8 ol 4 W 5 -Vo
= $ 3| ® aga L=
& Seria Waga
(73.30[0.130]
FC-AX3DA2S 709
— FC-B02DA2S 70g
(widok przodu) =3
11 11 & =) § Jednostka: mm [cal]
< s 0Ogélna doktadnosé: +0.50mm [+0.020"]
’ ’ . . IS Rysunek dotyczy FC-AX3DA2S,

dla pozostatych produktéw wysokosc jest ta sama.
8.80[0.346]

Wymiary obudowy do montazu na szynie DIN

76.00[2.992] Schemat i wymiary Funkje pinéw
61.60(2.425] Seria Wymiar Pin Funkda
ymiary T L=
r r FC-AX3DA4S | 76.0x31.5x32.4(mm) 2 —Vin
g8 1O I FC-B02DA4S | 76.0x31.5x32.4(mm) N A (L
=g 2||® (widok géry) 4 +Vo
38 K
;«Ts 3O _,® 4 Waga 5 Yo
& \'\B Seria Waga
FC-AX3DA4S 90g
. FC-B02DA4S 90g
(widok przodu) T = E
11 | R Jednostka: mm [cal]
S SN 0gdlna doktadnosc: +0.50mm [+0.020"]
‘ . . & S | Rysunek dotyczy FC-AX3DA4S,
= —1 dla pozostatych produktéw wysokosc jest ta sama.

9.80[0.386] —
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FC-CO1D & FC-CX1D
Filtry EMC

Wiasciwosci

« Atrakcyjna cena, kompaktowe wymiary

- Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja

« Zgodno$¢ z normami IEC/EN61000-4 i CISPR2/EN55022 w zakresie EMC

« Zgodno$¢ z normami kolejowymi RIA 12, IEC 571, EN50155, GB/T3021-2001

« Opgje wykonania do montazu: na PCB, w chassis i na szynie DIN

Sl Zakres napiecia Moc wyjsciowa Waga
y wejsciowego (VDC) (W) (maks) ()}

FC-C01D 40-160 10 35

FC-CX1D 40-160 30 50

1. FC-C01D wspétpracuje z modutami URB1D_YMD-6W i URB1D_XD-T0W.
2. FC-CX1D wspétpracuje zmodutami URB1D_LD-15W i URB1D_LD-20W.
3.”A25" na koricu symbolu oznacza produkty do montazu w chassis, natomiast “A4S” - do montazu na szynie DIN.

Wymiary obudowy do montazu na PCB

Schemat i wymiary Funkje pinéw
- - Pi Funkg
c (widok przodu) FC-C01D FC-CX1D |1" ULCJB
A 50.80 53.80 —
2 =Vin
B 25.40 28.80 ——
G77 H 5 88 3 +Vin
—»|l+—21.00[0.039] c 15.16 19.00 4 Vo
D 45.72 45.72 5 Vo
BE 4o . E 10.16 10.16
olH oo widokdol)- -5 F 2032 | 2032 Wap
[6} 6.00 6.00 Seria Waga
ol Jednostka: mm [cal] FC-CO1D 350
D Tolerancja Srednicy pindw: +0.10mm [+0.004"] R
A 0gélna dokfadnos¢: +0.50mm [+0.020"] FC-CX1D 509
Wymiary obudowy do montazu w chassis
76.00(2.992] ‘ Schemat i wymiary Funkgje pinéw
61.60(2.429] Seria Wymiary __Pin | Funkja
1 -+
- .0x31.5x23.96(mm! 2 =Vin
? T ) FC-CO1DA2S | 76.0x31.5x23.96(mm)
S © T [ wvin
g8 1| s FC-CX1DA2S | 76.0x31.5x27.8(mm) 8 +Vin
= % 2{||® (widok géry) NP 4 +Vo
& ‘f 3 Waga 5 Vo
& Seria Waga
23.30(0.130]
FC-C01DA2S 55¢
[ =& FC-CX1DA2 7
(widok przodu) § S e S %
|12
[ 1 | Slg Jednostka: mm [cal]
Nl 0géIna doktadnosc: +0.50mm [+0.020"]
o~ Rysunek dotyczy FC-C01DA2S,
dla pozostatych produktow wysokos¢ jest inna.
8.80(0.346]

Wymiary obudowy do montazu na szynie DIN

76.00[2.992] | . . L
(2992 Schemat i wymiary Funkgje pinéw
61.60[2.425) Pin | Funkga
Seria Wymiary — /e
! L=
) FC-CO1DA4S | 76.0x31.5x28.56(mm) 2 Vin
L8 1 i
=2, o SiE FC-CX1DA4S | 76.0x31.5x32.4(mm) 3 +Vin
=3 (widok gory) 4 +Vo
58 4 O] 4
5 & Waga 5 Vo
K @ :
Seria Waga
FC-CO1DA4S 759
[ I L\ =l. g FC-CX1DA4S 909
I 1 ! == = Jednostka: mm [cal]
‘ H REEE 0gélna doktadnos: =0.50mm [:0.020"]
L MEER Rysunek dotyczy FC-CO1DA4S,
T dla pozostatych produktéw wysokos jest inna.
]

9.80(0.386]
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FC-DO3D & FC-EO3D

Filtry EMC
Wiasciwosci

« Atrakcyjna cena, kompaktowe

wymiary

- Zabezpieczenie przed odwrotna polaryzacja
« Zgodno$¢ z normami IEC/EN61000-4 i CISPR2/EN55022 w zakresie EMC
« Zgodno$¢ z normami kolejowymi RIA 12, IEC 571, EN50155, GB/T3021-2001

« Opgje wykonania do montazu: na PCB, w chassis i na szynie DIN

Sl Zakres napiecia Moc wyjsciowa Waga
y wejsciowego (VDC) (W) (maks) ()}
FC-DO3D 18-36 50 50
FC-E03D 36-75 75 50
1. FC-DO3D wspétpracuje z modutami VRB24_LD-50WR2
2. FC-E03D wspdtpracuje z modutami VRB48_LD-50WR2
3.”A25" na koricu symbolu oznacza produkty do montazu w chassis, natomiast “A4S” - do montazu na szynie DIN.
Wymiary obudowy do montazu na PCB
Schemat i wymiary Funkgje pinéw
c (widok przodu) FC-D03D | FC-E03D Pin Funfja
A 53.80 53.80 L I
2 ~Vin
6 H B 28.80 28.80 PR R
—~|—21.00(0.039] C 19.00 19.00 N Vo
D 45.72 45.72 5 Vo
o3 4o E 10.16 10.16
_ IE F 20.32 20.32 Waga
BIF oz widokdolu) 591 G 6.00 6.00 Seria Waga
o1 Jednostka: mm [cal] FC-D03D 50g
| Tolerancja Srednicy pindw: £0.10mm [£0.004"]
D N 0Ogdlna doktadnos¢: +0.50mm [+0.020"] FC-E03D 509
A
Wymiary obudowy do montazu w chassis
76.00(2.992] Schemat i wymiary Funkgje pinéw
61.60[2.425] Seria Wymiary Pl%%
? FC-DO3DA2S | 76.0x31.5x27.8(mm) 2 _Vin
= E‘ 3 +Vin
g8 ifl® ol s FC-E03DA2S | 76.0x31.5x27.8(mm) " T
=S 2||® (widok gory) 5 v
23 3o |4 Waga =
& (T Seria Waga
.30(0.1
2 8300.130) FC-D03DA2S 70g
— FC-E03DA2S 70g
(widok przodu) =3
[ 1 HERES Jednostka: mm [cal]
SRS 0Ogdlna doktadnosé: +0.50mm [+0.020"]
’ ’ . . b~ AN Rysunek dotyczy FC-DO3DA2S,
dla pozostatych produktéw wysokosc jest ta sama.
8.80[0.346]

Wymiary obudowy do montazu na szynie DIN

76.00[2.992] Schemat i wymiary Funkgje pinéw
61.60[2.425] Seria Wymiary _ FPin | Funkja
1 T
! FC-DO3DA4S | 76.0x31.5x32.4(mm) 2 Vin
IS ol s FC-E03DA4S | 76.0x31.5x32.4(mm) 3 +Vin
=2 2f|® (widok g6ry) 4 +Vo
Z 3 3|l® K Waga 5 Vo
& T (J‘\B Seria Waga
FC-D03DA4S 90g
FC-E03DA4S 90g
(widok przodu) Tz g
1 | * = 2|8 Jednostka: mm [cal]
s l= g 0gdlna doktadnosc¢: +:0.50mm [+0.020"]
‘ . . NI Rysunek dotyczy FC-DO3DA4S,
L S dla pozostatych produktéw wysokosc jest ta sama.
!
9.80[0.386] —
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FI-BO3D ROHS
Filtr EMI

Wiasciwosci

» Atrakcyjna cena, kompaktowe wymiary

« Powolne nagrzewanie

« Powstrzymuje zakt6cenia na linii zasilania DC

« Wspdtczynnik ttumienia zaktdcen na poziomie 20dB

« Opgje wykonania do montazu: na PCB, w chassis i na szynie DIN

25.40x25.40x11.70(mm)

4
g _ Funkge pinéw
S. (widok przodu) 25 Pin Funkgja
~ ~s _—
= B 1 +Vin
L T
©1.00[0.039] 3 =
4 Vo
—— 25.40[1.000] — 5 +Vo
[ 203200800 —
b j {
3 T
gg Jednostka: mm [cal]
ity =le Tolerancja wysokosci pinéw: 0.50mm [£0.020"]
Wiy NS Tolerancja Srednicy pindw: £0.10mm [0.004"]
Zakres napiecia Prad nominalny S 0Ogdlna doktadnos¢: +:0.25mm [+0.010"]
wejsciowego (VDC) (A) (maks) 4 5] |
o

FI-B03D 0-80 3 15
L—_‘ 12.70[0.500]

1. Do stosowania z przetwornicami DC-DC o pradzie wyjéciowym nie przekraczajacym 3A.
2."A25" na koricu symbolu oznacza produkty do montazu w chassis, natomiast “A4S” - do montazu na szynie DIN.

Wymiary obudowy do montazu w chassis (76.00x31.50x21.20mm)

Funkgje pinéw
76.00[2.992] | Pin Funkga
61.60[2.425] 1 +Vin
r o 2 -Vin
- = 3 +
= E‘ o (widok przodu) 5 4 Vo
g8 3[[o]] SIE [ L1 |s T
=] % 2|||® (widok gry) olll s ’ ’ . . = 5 L Vo
=g "o 7
| ki 8.80[0.346] Waga
Jednostka: mm [cal] Seria Waga

330(0.130]  0golna dokladnosc: +£0.50mm [+0.020"]

FI-B03DA2S 359

Wymiary obudowy do montazu na szynie DIN (76.00x31.50x25.80mm)

Funkgepingw
76.00[2.992] { Pin Funik(ja
61.60[2.425] . $

? I N — L R [
= 3 T

g o] (widok przodu) go = [ =

g8 3O 11 |z ; e

3 Pl Sl 5 +Vo

s 2(l® (widok gory) olll s ’ ’ NIE

=5 W _ £

3 aga
¢ QB 9.80[0.386] - —
Seria Waga

Jednostka: mm [cal]
0gélna doktadnos¢: +0.50mm [+0.020"]

FI-B03DA4S 55¢
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FILTER2 & FILTER2T RoHS

FILTER2T: FILTER2:
= 5.08(0.200]
2H B Ht

o

Filtry przeciwzaktéceniowe

Wiasciwosci

» Atrakcyjna cena, kompaktowe wymiary

- Powolne nagrzewanie

« Radiator niewymagany, obudowa zgodna ze standardem UL94-V0

(widok przodu)

10.20[0.402]

(widok gdry)

‘H B B PO
7.62[0.300] '

8.70[0.343]

" - 050
_ *H0.200]
SIT | (idokpraod) = ol U::l:
Tlooa = (widokdoh) || &
——2.54[0.100] NS s
9.40[0.370] . =
11.50[0.453]
symbol Indukcyjnos¢ Prad nominalny DCR Waga
(UH) (A) (maks) (mQ) (g) (widok boku) Jednostka: mm [cal]
0.25 Tolerangja rozstawu pinw: +0.10mm [0.004"]
FILTER2 2200%2 0.6 250 18 J 1% [0.010] 0Ogolna doktadnosc: :0.50mm [+0.010"]
) 12.50[0.492]
FILTER2T 660*2 1.2 100 1.2

FL2D RoHS

Filtry przeciwzaktéceniowe
Wiasciwosci

+ Atrakcyjna cena, kompaktowe wymiary

- Powolne nagrzewanie

Rysunek 1:
Max8.60[0.339]
2| =
5
=
Indukcyjnos¢ Prad nominalny DCR Waga
Symbol (uH) (A) (maks) (mQ) (@ ’ Aﬁ 20.70(0.028)
FL2D-25-103 10000*2 0.5 5002 3.5 4
4.50 0 [0.283] Jednostka: mm [cal]
FL2D-25-153 15000%2 0.5 600%2 35 [0177] ] o 1o Tolerancja rozstawu pinow: +0.10mm [:£0.004]
(widok dotu) 0gdlna doktadnos¢: +0.50mm [+0.010"]
FL2D-10-102 1000*2 1 50%2 35 . k2 7 3
PRI - Max11.00(0.433]
FL2D-10-222 2200%2 1 60*2 35 Max219.00 N
[0.748] o _ =
FL2D-10-332 3300%2 1 80*2 35 § E
JFL2D-10-472 4700%2 1 140*2 6.5 % =
3.11202] =2
IFL2D-10-682 68002 1 1602 65 Lo H
10.70 -
P - 0.700.028
9FL2D-10-822 8200%2 1 180%2 65 s 2070008
10.500] 8.25
FL2D-30-102 100072 3 4072 35 S8 ] 3 [T Jednosti: mm [l
[0:200] I 1 " 2° Toleranja rozstawu pin6w: 0.10mm [0.004']
FL2D-30-222 220012 3 09 35 7 & 0Ogdlna doktadnos¢: +0.50mm [+0.010”]

Rysunek 2 odnosi si¢ do produktéw oznaczonych ?, do pozostatych produktdw odnosi sie rysunek 1
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FS-AO1D
Ttumik przepieé

Wiasciwosci

» Atrakcyjna cena, kompaktowe wymiary

« Powolne nagrzewanie

« Powstrzymuje zakt6cenia na linii zasilania DC

« Wspdtczynnik ttumienia zaktdcen na poziomie 30dB

« Opgje wykonania do montazu: na PCB, w chassis i na szynie DIN

RoHS

Zakres napiecia

Prad nominalny

(A) (maks)

wejsciowego (VDC)

FS-A01D 0.6

0-40

20

1. Do stosowania z przetwornicami DC-DC o pradzie wyjsciowym nie przekraczajacym 0.6A.

2."A25" na koricu symbolu oznacza produkty do montazu w chassis, natomiast “A4S” - do montazu na szynie DIN.

Wymiary obudowy do montazu w chassis (76.00x31.50x26.80mm)

33.70x22.20x18.00(mm)

_ Funkgje pinéw
§ 3 Pin Funkga
(widok przodu) ==} T
S g 1 Vin
= ¢ 2 +Vin
3 +Vo
060100241 4 =/0
33.70[1.327]
e R -
= l =
=1 i T 5 Jednostka: mm [cal]
S| At ~-(widekdet) -3 =5 Tolerancja Srednicy pindw: £0.10mm [0.004"]
S i NN g6Ina doktadnos¢: £0.50mm [+0.
S i S (S 0gélna doktadnos¢: +0.50mm [+0.010"]
s ; S |

28.001.102]

76.00[2.992] !
61.60[2.425] ‘
Ly
g8 3 g o] 4
=s 2 (widok gory)
28 o5

253.30(0.130]

(widok przodu)

]
H

@u‘

21.20(0.835] |

26.80(1.055]

Jednostka: mm [cal]

Wymiary obudowy do montazu na szynie DIN (76.00x31.50x31.40mm)

8.80[0.346] _t

0gdlna doktadnos¢: £0.50mm [0.020"]

Funkgje pinéw
Pin

~

w

~

o

Waga

Seria

FS-A01DA2S

Funkga
-Vin
NC
+Vin
+Vo
Vo

Waga

40g

76.00(2.992] ‘
§1.60[2.425] ‘
LIPS e
g8 3 g o] 4
= 2 (widok gory)
25 g
| &)

78
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Funkgje pinéw

(widok przodu)

22.20[0.874]

Jednostka: mm [cal]

0gdlna dokadnos¢: £0.50mm [+0.020"]

31.40(1.236)

Seria

FS-A01DA4S

Waga

Funkcja
-Vin
NC
+Vin
+Vo
-Vo

Waga

60g
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FT-AX1D & FT-BX1D

Thumiki zaktécen impulsowych EFT

Wiasciwosci

» Atrakcyjna cena, kompaktowe wymiary

- Powolne nagrzewanie

« Powstrzymuja zaktdcenia na linii zasilania DC

« Wspdtczynnik ttumienia zaktdcen na poziomie 30dB

- Opgje wykonania do montazu: na PCB, w chassis i na szynie DIN

RoHS

33.70x22.20x18.00(mm)

Sl Zakres napiecia Prad nominalny Waga g

y wejsciowego (VDC) (A) (maks) (] =
FT-AX1D 0-40 15 2 e
FT-BX1D 0-80 1.5 20

1. Do stosowania z przetwornicami DC-DC o pradzie wyjéciowym nie przekraczajacym 1.5A.
2."A25" na koricu symbolu oznacza produkty do montazu w chassis, natomiast “A4S” - do montazu na szynie DIN.

Wymiary obudowy do montazu w chassis (76.00x31.50x26.80mm)

. Funkgje pinow
g8 Pi Funkgj
(widok przodu) 5 ; n unkda
g s 1 Vin
= 2 +Vin
3 +Vo
060100241 4 Vo
33.70[1.327)
SAIEETES =
; T = Jednostka: mm [cal]
b == - widok dot) -3 =) Tolerancja Srednicy pinéw: 0.10mm [+0.004"]
i ~E & 0gélna doktadno$¢: +0.50mm [0.010"]
o2 ; =B R
28.00(1.102]

76.00[2.992]

61.60[2.425]

F=— 31.50(1.240] —=

— oW

=23.00{0.906 -]

(widok gory)

253.30(0.130]

(widok przodu)

H
H

@n‘

21.20[0.835] |

26.80[1.055]

Jednostka: mm [cal]
0géIna doktadnos¢: +0.50mm [+0.020"]

Wymiary obudowy do montazu na szynie DIN (76.00x31.50x31.40mm)

8.80[0.346) _t

Funkgje pinéw
Pin

~

w

=~

o

Waga

Seria

FT-AX1DA2S

FT-BX1DA2S

Funkgja
-Vin
NC
+Vin
+Vo
Vo

Waga

40g

40g

76.00[2.992]

61.60[2.425]

l=— 31.50(1.240] —

-

- N w

1=23.00(0.906]

(widok gory)

@ 2

@Jéﬁ\

Funkgje pinéw
Pin Funkga
1 -Vin
2 NC
(widok przodu) ST lelE 3 +Vin
11 IEEREAS > 4 +Vo
’ ’ . . MBS 5 Vo
INE R~
~ g @
Q= IT1= T Waga
9.80[0.386] — T T w
Jednostka: mm [cal] I
0géIna doktadnosc: +0.50mm [+0.020"] FT-AX1DA4S 60g
FT-BX1DA4S 60g
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Moduty wzmacniaczy izolacyjnych
Sterowniki LED
Sterowniki IGBT

1. Moduty izolowanych transceiveréw do przemystowych magistral .. 81-87

2. Moduty wzmacniaczy izolacyjnych 88-93
3. Sterowniki LED 93-94
4. Przetwornice DC-DC do sterownikoéw IGBT 95

5. Sterowniki IGBT 96




TD301DCAN & TD501DCAN

Moduty jednokanatowego, uniwersalnego transceivera CAN

Wiasciwosci
« Temperatura pracy: -40°C ~ +105°C
- Napiecie izolacji WE-WY: 3000VDC

« W modufach zintegrowano: interfejs CAN, izolacje pomiedzy wejsciem
i wyjsciem, izolacje linii zasilania oraz obwody zabezpieczajace magistrale

« Kompatybilne z uktadami wykorzystujacymi poziomy napie¢ 3.3V i 5V
« Zgodnos¢ z wymaganiami standardu 1S0-11898 dotyczacego sieci CAN
(dla przewodu “skretki”)
« Niski pobor mocy; pobdr pradu w stanie spoczynku: TD301CAN < 50mA
TD501CAN < 35mA
« Obstuga do 110 weztéw na jednej magistrali

- Wyprowadzenia podtaczane do magistrali CAN odporne na przepiecia
z zakresu od -36V do +36V

« Zgodnos¢ z norma CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI
przy zastosowaniu zewnetrznego obwodu

« Zgodnos¢ z norma IEC/EN 61000-4-2 Kryteria B w zakresie wyfadowar
elektrostatycznych ESD, styk: +4kV

« Obudowa DIP8
Napiecie zasilania Szybkos¢ transmisji Liczba kanatéw
TD301DCAN 3.0-3.6V 0-1Mbps 1
TD501DCAN 45-55V 0-TMbps 1

TD302DCAN & TD502DCAN

RoHS
20.00x17.00x7.00(mm)
Funkgje pinéw
— |2 - -
(widok przodu) o8 |3 Pin Funkeja
~ls |2 1(VCQ) Zasilanie
‘ ‘ = 2(GND) Masa
3(TXD) Wyjscie nadajnika
—l—20.5000.020) 4RXD)  Wejsce odbiomika
f=— 15.24[0.600] — 6 (CANH) Linia CAN High
7 (CANL) Linia CAN Low
8(CANG)  Wyjscie izol CANG

2.54

7.62

[0.300]
F-=-10.100]
|

o
idok dohb) e

o] 7 idok doh) &
4

b 17.00[0.669] — =]

——— 20.00[0.787] —

Moduty dwukanatowego, uniwersalnego transceivera CAN

Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C ~ +105°C

« Napiecie izolacji WE-WY: 2500VDC

« W modufach zintegrowano: interfejs CAN, izolacje pomiedzy wejsciem
i wyjéciem oraz izolacje linii zasilania

» Kompatybilne z ukfadami wykorzystujacymi poziomy napiec 3.3V i 5V

« Zgodnos¢ z wymaganiami standardu 1S0-11898 dotyczacego sieci CAN
(dla przewodu “skretki”)

« Niski pobdr mocy; pobdr pradu w stanie spoczynku: TD302CAN < 80mA

TD502CAN < 50mA
« Obstuga do 110 weztéw na jednej magistrali

« Wyprowadzenia podtaczane do magistrali CAN odporne na przepiecia
z zakresu od -36V do +36V

« Zgodno$¢ z norma CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI
przy zastosowaniu zewnetrznego obwodu

» Zgodnos$¢ z norma IEC/EN 61000-4-2 Kryteria B w zakresie wytadowan
elektrostatycznych ESD, styk: +4kV

« Obudowa DIP12

Napiecie zasilania Szybkos¢ transmisji Liczba kanatow
TD302DCAN 3.0-3.6V 0-1Mbps 2
TD502DCAN 4.5-5.5V 0-1Mbps 2
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Jednostka: mm [cal]
Tolerancja Srednicy pindw: +0.10mm [£0.004"]
0géIna doktadnosc: +0.25mm [+0.010"]

RoHS

20.00x17.00x7.00(mm)

_ |=  Funkdje pinéw
] S
(widok przodu) SliE] 3 Pin Funkga
~s |2
= 9 1(VCQ) Zasilanie
H H H H H H = 2(GND) Masa
—{—20.50[0.020] 3 (RXD1)  Wejscie odbiornika kanatu 1
4(TXD1)  Wyjscie nadajnika kanatu 1
’—712‘70[0‘500] e Tl
5(RXD2)  Wejscie kanatu 2
b o olo o 6(TXD2)  Wyjscie nadajnika kanatu 2

11
1.2 3:i4 5 6

z
sz 7000 500]»1

11009 8 7
) o—1

0! 0o o

17.00{0.669] —~

——— 20.00[0.787] ——

| |
—17.6210.300]~

7(CANH2)  Linia CAN High kanatu 2
8 (CANL2) Linia CAN Low kanatu 2

9(CANG)  Wyjscie izolowane CANG
10 (CANH1)  Linia CAN High kanatu 1
T1(CANLT)  Linia CAN Low kanatu 1

Jednostka: mm [cal]
Tolerangja $rednicy pindw: 0.10mm [+0.004"]
0gdlna doktadnosc: £0.25mm [0.010"]

Izolowane transceivery



TD301DCANH2 & TD501DCANH2 RoHS

Moduty jednokanatowego, szybkiego transceivera CAN

Wiasciwosci
« Temperatura pracy: -40°C ~ +105°C
- Napiecie izolacji WE-WY: 2500VDC

« W modutach zintegrowano: interfejs CAN, izolacje pomiedzy wejsciem i wyjéciem,
izolacje linii zasilania oraz obwody zabezpieczajace magistrale

« Kompatybilne z uktadami wykorzystujacymi poziomy napie¢ 3.3V i 5V
« Zgodnos¢ z wymaganiami standardu 1S0-11898 dotyczacego sieci CAN
(dla przewodu “skretki”)
« Niski pobor mocy; pobdr pradu w stanie spoczynku: TD301CANH2 < 35mA

TD501CANH2 < 30mA 20.00x17.00x7.00(mm)
« Obstuga do 110 weztéw na jednej magistrali
- Wyprowadzenia podtaczane do magistrali CAN odporne na przepiecia z zakresu I Jz |3 rkd ey —
od -27V do +40V = % 1(VCQ) Zasilanie
s . - 2 (GND) Masa
« Zgodnos¢ z norma CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI L o0s000.020 30 Wyscenadapika

przy zastosowaniu zewnetrznego obwodu 4R0) Weceodbiomi

« Zgodnos¢ z norma IEC/EN 61000-4-2 Kryteria B w zakresie wytadowar
elektrostatycznych ESD, styk: +4kV

« Obudowa DIP8

== 15.24[0.600] — 6 (CANH) Linia CAN High
7 (CANL) Linia CAN Low
8(CANG)  Wyjscie izolowane CANG

2.54
1 {0.100]

7.62
[0.300]
|
o
=

Jednostka: mm [cal]
Toleranja Srednicy pindw: +0.10mm [+0.004"]

l«——17.00[0.669] ——~]

Napiecie zasilania Szybkos¢ transmisji Liczba kanatow Ogéina dokladnodc: +0.25mm [+0.010']
TD301DCANH2 3.0-3.6V 40k-1 Mbps 1 ——— 20.00[0.787] ——~
TD501DCANH2 4.5-5.5V 40k-1Mbps 1

TD301DCANH3 & TD501DCANH3 RoHS

Moduty jednokanatowego, szybkiego transceivera CAN (wersja ulepszona)

Wiasciwosci
« Temperatura pracy: -40°C ~ +105°C
« Napiecie izolacji WE-WY: 2500VDC

« W modutach zintegrowano: interfejs CAN, izolacje pomiedzy wejsciem i wyjéciem
oraz izolacje linii zasilania

» Kompatybilne z ukfadami wykorzystujacymi poziomy napiec 3.3V i 5V

« Zgodnos¢ z wymaganiami standardu 150-11898 dotyczacego sieci CAN
(dla przewodu “skretki”)

« Niski pobdr mocy; pobdr pradu w stanie spoczynku: TD301CANH3 < 40mA

TD501CANH3 < 30mA
« Obstuga do 110 weztéw na jednej magistrali

« Wyprowadzenia podtaczane do magistrali CAN odporne na przepiecia z zakresu

20.00x17.00x7.00(mm)

od -58V do +58V _ |z Funkgepinow
» . (widok przodu) = ,8; 3 Pin Funkcja
« Zgodnos¢ z norma CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI Bl T e
przy zastosowaniu zewnetrznego obwodu J H ST Masa
L, . . , _ B 3(TXD) Wyjécie nadajnika
« Zgodnos¢ z normg IEC/EN 61000-4-2 Kryteria B w zakresie wyfadowari AT ) Ui
elektrostatycznych ESD, styk: +4kV S e 6(CANH) Lini AN Hih
35S 7 (CANL) Linia CAN Low
- Obudowa DIP8 ~e 8(CANG)  Wyjsciezolowane CANG

Jednostka: mm [cal]
Tolerandja Srednicy pinw: +0.10mm [+0.004"]

7.62
10.300] |
o
g &
=
le——17.00[0.669] —~

Napiecie zasilania Szybkos¢ transmisji Liczba kanatow Ogélna dokladnodc: +0.25mm [+0.010']
TD301DCANH3 3.0-3.6V 40k-TMbps 1 b 20.00[0.787] —!
TD501DCANH3 4555V 40k-TMbps 1

Izolowane transceivery Petne dane techniczne podzespotéw prezentowanych w katalogu dostepne s na www.micros.com.pl



TD301D485 & TD501D485 RoHS

Moduty jednokanatowego transceivera RS485
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C ~ 4+-85°C

- Napiecie izolacji WE-WY: 2500VDC

« W modutach zintegrowano: interfejs R5485, izolacje pomiedzy wejéciem i wyjéciem,
izolacje linii zasilania oraz obwody zabezpieczajace magistrale

+TD301D485: Kompatybilny z uktadami wykorzystujacymi poziomy napiec 3.3V
+TD501D485: Kompatybilny z uktadami wykorzystujacymi poziomy napie¢ 5V
« Niski pobdr mocy; pobdr pradu w stanie spoczynku: TD301D485 < 40mA

TD501D485 < 30mA 20.00x17.00x7.00(mm)
« Obstuga do 32 weztéw na jednej magistrali T ke pinin
- Zgodnos¢ z normg CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI M i
= |2 asilanie
przy zastosowaniu zewnetrznego obwodu H H T Masa
L, 3 . , 3(TXD) Wyjscie nadajnika
« Zgodnos¢ z normq IEC/EN 61000-4-2 Kryteria B w zakresie wytadowari It A0 Wesceodbi
elektrostatycznych ESD, styk: £4kV N 1 000 sy e
2 é ‘ i ! lanyc
- Obudowa DIP10 e 0 30 P8
7a2ﬂ ﬂ 90 9(A) PinA
(wvidelk-doks) a 10 (RGND)  Wyjscie izolowane RGND

10.16
[0.400]

:
O4U U

Jednostka: mm [cal]

le——17.00(0.669] —=|

iecie zasilani é¢ i 6 Tolerancja srednicy pindw: +:0.10mm [:£0.004"]
Napiecie zasilania Szybkosc transmisji Liczba kanatow 009 et S T&vﬁ:m [ir3$1a;]
TD301D485 3.17-3.45V 0‘96kbp5 1 ——— 20.00[0.787] ——
TD501D485 4.75-5.25V 0-9.6kbps 1

TD312P485 & TD512P485 RoHS

Moduty dwukanatowego transceivera RS485 z dodatkowym zasilaniem izolowanym
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C ~ +-85°C
« Napiecie izolacji WE-WY: 2500VDC

« W modutach zintegrowano: interfejs R5485, izolacje pomiedzy wejsciem i wyjsciem,
izolacje linii zasilania oraz obwody zabezpieczajace magistrale

+ TD312P485: Kompatybilny z uktadami wykorzystujacymi poziomy napie¢ 3.3V
« TD512P485: Kompatybilny z uktadami wykorzystujacymi poziomy napie¢ 5V
« Niski pobér mocy; pobdr pradu w stanie spoczynku: TD301D485 < 45mA

TD501D485 < 35mA 31.80x20.30x9.50(mm)
; . . . . Funkgje pinéw
« Obstuga do 32 weztéw na jednej magistrali = T ke
o rcctereit) 85 Tawo Laslnie
« Zasilanie izolowane +5V TTTT [T = B =
., . == 3(TXD1)  Wyjscie nadajnika kanatu 1
- Zgodnos¢ z norma CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI 20 500.0201 2 RO Wesde ibomis et
i - Kontrola wysytani
przy zastosowaniu zewnetrznego obwodu 2.54(0.1 OU]H r SO ierania daryen fanal
19 . . R O e e N L ) ilanie izol
« Zgodnos¢ z norma [EC/EN 61000-4-2 Kryteria B w zakresie wytadowari 12345 | v gy ) et il
elektrostatycznych ESD, styk: +4kV £ twidokdoto) g _nm PinBkanalu
s 12,13 PP
. Obudowa D|P1 0 24 %3 %2 %1 2“’0 1751?104 1737 - T (RGNG) Wyjscie izolowane RGND
[ 1016 | 14(82) Pin B kanatu 2
” [9‘1[410% 0 15 (A2) Pin A kanatu 2
31.80[1.252] 20 (CON2) i IIKont(olz\ar:]);s()ngsa‘uz
Napiecie zasilania Szybkosc transmisji Liczha kanatow {f;‘l‘e",‘;;‘gjg?;';‘nﬁﬁj']pmw +0.10mm [£0.0047 e e i
03120485 317345V 0-9.6Kps ) 0gélna doktadnosc: +0.25mm [0.010"] 22(TXD2)  Wyjscie nadajnika kanatu 2
TD512P485 4.75-5.25V 0-9.6kbps 2

Petne dane techniczne podzespotéw prezentowanych w katalogu dostepne s3 na www.micros.com.pl Izolowane transceivery



TD301D485H & TD501D485H RoHS

Moduty jednokanatowego, szybkiego transceivera R5485
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C ~ 4+-85°C

- Napiecie izolacji WE-WY: 2500VDC

« W modutach zintegrowano: interfejs R5485, izolacje pomiedzy wejéciem i wyjéciem,
izolacje linii zasilania oraz obwody zabezpieczajace magistrale

« Kompatybilne z uktadami wykorzystujacymi poziomy napiec 3.3V i 5V

« Niski pobdr mocy; pobdr pradu w stanie spoczynku: < 35mA

« Obstuga do 32 weztéw na jednej magistrali 20.00617.0037.00(mm)
« Zgodnos¢ z normg CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI o
. . Funkgje pinéw
przy zastosowaniu zewnetrznego obwodu ' widok prao) |1 ~m T
1z . . , bl == (VCQ) Tasilanie
« Zgodnos$¢ z normg IEC/EN 61000-4-2 Kryteria B w zakresie wytadowan H - s
elektrostatycznych ESD, styk: +4kV I Py —— 300)  Wykde nadajika
4(RXD) Wejscie odbiornik
« Obudowa DIP10 3 | 15.24[0.600] — 5(CON) r;;;:eomay;y;zm
~ \ 8(8) PinB
9(A) PinA

10 (RGND)  Wyjscie izolowane RGND

10.16
10.400]
F—=-0.100]
i
288 8
Ei
g
% © o
5
l——17.00(0.669] ——=|

Jednostka: mm [cal]

Napiecie zasilania Szybkos¢ transmisji Liczba kanatow Toleranga srednicy pindw: +0.10mm [+:0.004']
0Ogdlna doktadnosc: +0.25mm [+0.010"]
TD301D485H 3.17-3.45V 0-115.2kbps 1 20.00[0.787]
TD501D485H 4.75-5.25V 0-115.2kbps 1

TD301D485H-A & TD501D485H-A RoHS

Moduty jednokanatowego, szybkiego transceivera R5485 z automatycznym
przetaczaniem miedzy nadawaniem i odbieraniem danych
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C ~ +-85°C

« Napiecie izolacji WE-WY: 2500VDC

« W modutach zintegrowano: interfejs R5485, izolacje pomiedzy wejsciem i wyjsciem,
izolacje linii zasilania oraz obwody zabezpieczajace magistrale

« Kompatybilne z uktadami wykorzystujacymi poziomy napiec 3.3V i 5V
« Niski pobor mocy; pobdr pradu w stanie spoczynku: TD301D485H-A < 40mA
TD501D485H-A < 35mA

« Obstuga do 32 weztéw na jednej magistrali O AT
« Zgodno$¢ z norma CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI
przy zastosowaniu zewnetrznego obwodu ' widok pzs) olE |Z Funkee pinow
- Zgodnos¢ z norma IEC/EN 61000-4-2 Kryteria B w zakresie wytadowan H S[E T o
elektrostatycznych ESD, styk: +4kV I EP——— 2(60) Masa
3(TXD) Wyjscie nadajnika
« Obudowa DIP10 L5 [ 15.24[0.600] — 4(RXD) Wejscie odbiornik
Re \ 3(B) PinB
ot 10 91 PinA
g Lwozm ﬂgo 10(RGND)  Wyjscie izolowane RGND

31--~{yiidokdotg)-- -8
4U U

Jednostka: mm [cal]

«——17.00[0.669] —=

Napiecie zasilania Szybkos¢ transmisji Liczba kanatéw Toleranda Srednicy pindw: +0.10mm [+:0.004"]
0gdlna doktadnos¢: +0.25mm [+0.010"]
TD301D485H-A 3.17-3.45V 0-115.2kbps 1 20.00(0.767]
TD501D485H-A 4.75-5.25V 0-115.2kbps 1

Izolowane transceivery Petne dane techniczne podzespotéw prezentowanych w katalogu dostepne s na www.micros.com.pl



TD301D485H-E & TD501D485H-E

RoHS

Moduty jednokanatowego, szybkiego transceivera RS485 (wersja ulepszona)

Wiasciwosci
« Temperatura pracy: -40°C ~ 4+-85°C
- Napiecie izolacji WE-WY: 2500VDC

« W modutach zintegrowano: interfejs R5485, izolacje pomiedzy wejéciem i wyjéciem,
izolacje linii zasilania oraz obwody zabezpieczajace magistrale

« Kompatybilne z uktadami wykorzystujacymi poziomy napiec 3.3Vi5V

« Niski pobdr mocy; pobdr pradu w stanie spoczynku: TD301D485H-E < 40mA
TD501D485H-E < 35mA

- Obstuga do 256 weztéw na jednej magistrali

« Zgodnos¢ z norma CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI
przy zastosowaniu zewnetrznego obwodu

« Zgodnos¢ z norma IEC/EN 61000-4-2 Kryteria B w zakresie wyfadowan
elektrostatycznych ESD, styk: +4kV

« Obudowa DIP10

Napiecie zasilania Szybkos¢ transmisji Liczba kanatow
TD301D485H-E 3.17-3.45V 0-500kbps 1
TD501D485H-E 4.75-5.25V 0-500kbps 1

20.00x17.00x7.00(mm)

Funkcje pindw

10.16

' (widok przodu) o g § Pin Funkgja
s g 1(VCQ) Zasilanie
H Z  2(GND) Masa
T 3m) Wyjsdie nadajnika
—{~—20.50[0.020] 2 (R0) Weide adbiomi
L5 [ 15:2400.600] — 5(ON) i'(°’.'.‘,’°'”.’yi£;';$
S5/ 8(8) PinB
L 1 J0 9(A) Pin A
2 9o 10(RGND)  Wyjscie izolowane RGND

[0.400]

3 i
31--~{yidof
D4U

5

Aoty 3
UU‘UU

l~——17.00(0.669] —|

e 20.00[0.787] ——~

Jednostka: mm [cal]
Tolerancja Srednicy pindw: +0.10mm [+0.004"]
0Ogdlna doktadnos¢: +0.25mm [+0.010"]

TD311D485H & TD511D485H & TD1211D485H & TD2411D485H

Moduly jednokanatowego, szybkiego transceivera R5485

z dodatkowym zasilaniem izolowanym
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C ~ +85°C

« Napiecie izolacji WE-WY: 2500VDC

« W modutach zintegrowano: interfejs RS485, izolacje pomiedzy wejsciem i wyjsciem,
izolacje linii zasilania oraz obwody zabezpieczajace magistrale

« Kompatybilne z uktadami wykorzystujacymi poziomy napie¢ 3.3V i 5V
« Niski pobdr mocy; pobdr pradu w stanie spoczynku < 35mA

« Obstuga do 32 weztéw na jednej magistrali

« Zasilanie izolowane 45V

« Zgodnos¢ z norma CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI
przy zastosowaniu zewnetrznego obwodu

« Zgodnos¢ z norma IEC/EN 61000-4-2 Kryteria B w zakresie wyfadowar
elektrostatycznych ESD, styk: +4kV

« Obudowa DIP10

Napiecie zasilania Szybkosc transmisji Liczba kanatow
TD311D485H 3.17-3.45V 0-115.2kbps 1
TD511D485H 4.75-5.25V 0-115.2kbps 1
TD1211D485H 11.4-12.6V 0-115.2kbps 1
TD2411D485H 22.8-25.2V 0-115.2kbps 1

Petne dane techniczne podzespotéw prezentowanych w katalogu dostepne s3 na www.micros.com.pl

RoHS
20.00x17.00x7.00(mm)
Funkje pindw
(widok przodu) S g g fin Funkga
~ls, g 1(vCQ) Tasilanie
‘ ‘ Z  2(GND) Masa
3(TXD) Wyjscie nadajnika
—{—20.50[0.020] 2(R0) Wefie adbiomi
_ 5(CON) Kontrola wysyfania
=3 - 15.24[0.600] — i odbierania danych
o é \ 7 (Vo) Zasilanie izolowane +5V
L 1 10 8@ PinB
2 9o 9(A) Pin A

10.16

10.400]

3 i
31---{yidof
D4U

5

dofyy {8
U70

l——17.00[0.669] —|

e 20.00[0.787] ——~

10(RGND)  Wyjscie izolowane RGND

Jednostka: mm [cal]
Tolerancja Srednicy pindw: +0.10mm [+0.004"]
0Ogdlna doktadnosc: +0.25mm [+0.010"]

Izolowane transceivery



TD312P485H & TD512P485H

Moduty dwukanatowego, szybkiego transceivera R5485 z dodatkowym zasilaniem

izolowanym

Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C ~ +-85°C
- Napiecie izolacji WE-WY: 2500VDC

« W modutach zintegrowano: interfejs R5485, izolacje pomiedzy wejsciem i wyjéciem,

izolacje linii zasilania oraz obwody zabezpieczajace magistrale
- Kompatybilne z uktadami wykorzystujacymi poziomy napie¢ 3.3V i5V
« Niski pobdr mocy; pobdr pradu w stanie spoczynku: TD312P485H < 50mA
TD512P485H < 30mA
- Obstuga do 32 weztéw na jednej magistrali
« Zasilanie izolowane +5V

« Zgodno$¢ z norma CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI
przy zastosowaniu zewnetrznego obwodu

« Zgodnos$¢ z norma IEC/EN 61000-4-2 Kryteria B w zakresie wytadowan
elektrostatycznych ESD, styk: +4kV

« Obudowa DIP24
Napiecie zasilania Szybkosc transmisji Liczba kanatow
TD312P485H 3.17-3.45V 0-115.2kbps
TD512P485H 4.75-5.25V 0-115.2kbps

TD311P485H & TD511P485H

31.80x20.30x9.50(mm)

. oY
(widok przodu) : ;
- 50.5000.020] 9%
<ls

2.54[0.100]
nnnnn 0o b 1] I
12345 9101112 g
{widok-dotu) E
]
2423222120 16151413 s
el Rk ]

|
10.16
[0.400]
27.94[1.100]

31.80[1.252]

Jednostka: mm [cal]

Tolerancja Srednicy pindw: +0.10mm [+0.004"]

0Ogdlna doktadnosc: +0.25mm [+0.010"]

RoHS
Funkge pinéw
Pin Funkcja
1,24 (VCQ) Zasilanie
2,23 (GND) Masa
3(TXD1) Wyjécie nadajnika kanatu 1
4(RXD1) Wejscie odbiornika kanatu 1

5(CON1) Kontrola wysyfania
i odbierania danych kanatu 1
9,16 (Vo) Zasilanie izolowane +5V
10 (A1) Pin Akanatu 1
11(B1) Pin B kanatu 1
12,13 (RGNG) Wyjscie izolowane RGND
14(B2) Pin B kanatu 2
15(A2) Pin A kanatu 2
20 (CON2) Kontrola wysytania
i odbierania danych kanatu 2
21(RXD2) Wejscie odbiornika kanatu 2
22(TXD2) Wyjscie nadajnika kanatu 2

Moduty dwukanatowego, szybkiego transceivera RS485 z podwdjnym zasilaniem

izolowanym

Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C ~ +85°C
« Napiecie izolacji WE-WY: 2500VDC

« W modutach zintegrowano: interfejs RS485, izolacje pomiedzy wejsciem i wyjsciem,

izolacje linii zasilania oraz obwody zabezpieczajace magistrale
« Kompatybilne z uktadami wykorzystujacymi poziomy napie¢ 3.3V i 5V
« Niski pobdr mocy; pobdr pradu w stanie spoczynku: TD31IP485H < 50mA
TD51IP485H < 30mA
« Obstuga do 32 weztéw na jednej magistrali
« Zasilanie izolowane +5V osobno dla kazdego kanatu

« Zgodnos¢ z norma CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI
przy zastosowaniu zewnetrznego obwodu

« Zgodnos¢ z norma IEC/EN 61000-4-2 Kryteria B w zakresie wyfadowar
elektrostatycznych ESD, styk: +4kV

« Obudowa DIP24

Napiecie zasilania Szybkos¢ transmisji Liczba kanatow
TD311P485H 3.17-3.45V 0-115.2kbps
TD511P485H 4.75-5.25V 0-115.2kbps

n Izolowane transceivery

RoHS
31.80x20.30x9.50(mm)
Funkgje pinéw
— 2 E Pin Funkcja
|
ML) SIS 1,400 Tasianie
H H H H H H H H H 2,23 (GND) Masa
*“*@().50[0.020] = § 3(TXD1) Wyjscie nadajnika kanatu 1
s 4(RXD1) Wejscie odbiornika kanatu 1
2.54[0.1 OO]ﬁ 5(CON1) Kontrola wysytania
I X i odbierania danych kanatu 1
12345 510011 19 & 9(VoT) Zasilanie izolowane +5V
2 kanatu 1
{ i ) S 041 Pin A kanalu 1
{widok dota) § (A1) {n anatu
2423222120 16151413 s LECY) Pin B kanatu 1
ct L0 01 | 12,13 (RGNG) Wyjscie izolowane RGND
10.16 14(B2) Pin B kanatu 2
[0.400] "
27.94[1.100] 15(A2) Pin A kanatu 2
31.80[1.252] 16 (Vo2) Zasilanie izolowane +5V
— (al kanatu 2
ednostka: mm [cal -
Tolerangja srednicy pindw: +0.10mm [+0.004"] 20(CoN2) AT lfont(ola wysylania
0g6lna dokladnos¢: +0.25mm [+0.010] i danych kanatu 2
21(RXD2) Wejscie odbiornika kanatu 2
22(TXD2) Wyjscie nadajnika kanatu 2

Petne dane techniczne podzespotéw prezentowanych w katalogu dostepne s na www.micros.com.pl



TD301D232H & TD501D232H

Moduty jednokanatowego, szybkiego transceivera R5232

Wiasciwosci
« Temperatura pracy: -40°C ~ +-85°C
« Napiecie izolacji WE-WY: 2500VDC

« W modutach zintegrowano: uktad transceivera RS232, izolacje linii sygnatowej
oraz izolacje linii zasilania

« Kompatybilne z uktadami wykorzystujacymi poziomy napiec 3.3Vi 5V

« Niski pobér mocy; pobdr pradu w stanie spoczynku: TD301D232H < 50mA
TD501D232H < 35mA

« Zgodnos¢ ze standardem EIA/TIA-232-F

« Zgodno$¢ z norma CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI
przy zastosowaniu zewnetrznego obwodu

« Zgodnos$¢ z norma IEC/EN 61000-4-2 Kryteria B w zakresie wytadowan
elektrostatycznych ESD, styk: +4kV

« Obudowa DIP8

Napiecie zasilania Szybkos¢ transmisji Liczba kanatow
TD301D232H 3.0-3.6V 0-115.2kbps 1
TD501D232H 4.5-5.5V 0-115.2kbps 1

TD302D232H & TD502D232H

20.00x17.00x7.00(mm)

(widok przodu)

4.10

| H

RoHS
_ = Funkgje pinow
=
S i Pin Funkgja
= s 100 Zasianie
- 2(GND) Masa

—I—20.5070.020]

f=— 15.24[0.600] —~

3(TXD) Wejscie TTL/CMOS
4 (RXD) Wyjscie TTL/CMOS
6 (RIN) Wejscie RS232

2.54
10.100]

7.62
[0.300]

1 8
H—o2 70

03 (widok dotn) 6o
4

6(T0UT) Wyjécie RS232
8(RGND)  Wyjscie izolowane RGND

Jednostka: mm [cal]
Toleranja Srednicy pinw: +0.10mm [+0.004"]
0gélna dokfadnos¢: +0.25mm [+0.010"]

l«<——17.00[0.669] ——=|

Moduty dwukanatowego, szybkiego transceivera R5232

Wiasciwosci
« Temperatura pracy: -40°C ~ +85°C
« Napiecie izolacji WE-WY: 2500VDC

« W modutach zintegrowano: uktad transceivera RS232, izolacje linii sygnatowej
oraz izolacje linii zasilania

« Kompatybilne z uktadami wykorzystujacymi poziomy napie¢ 3.3V i 5V

« Niski pobdr mocy; pobor pradu w stanie spoczynku: TD302D232H < 60mA
TD502D232H < 35mA

« Zgodnos¢ ze standardem EIA/TIA-232-F

« Zgodnos¢ z norma CISPR22/EN55022 Klasa A w zakresie EMI
przy zastosowaniu zewnetrznego obwodu

« Zgodnos¢ z norma IEC/EN 61000-4-2 Kryteria B w zakresie wyfadowar
elektrostatycznych ESD, styk: +4kV

« Obudowa DIP12

Napiecie zasilania Szybkos¢ transmisji Liczba kanatow
TD302D232H 3.0-3.6V 0-115.2kbps 2
TD502D232H 4.5-5.5V 0-115.2kbps 2

Petne dane techniczne podzespotéw prezentowanych w katalogu dostepne s3 na www.micros.com.pl

e 20.00[0.787] ——~

RoHS

20.00x17.00x7.00(mm)

Funkgje pinéw

(widok przodu) = |2 Pin Funkga
~<ls |
= | S 1(VCQ) Zasilanie
1 O
20 150[0.020] 3(TXD1)  Wejscie TTL/CMOS kanatu 1
4(RXD1)  Wyjscie TTL/CMOS kanatu 1
’_7 12.70[0.500)—+] 5(TXD2)  Wejécie TTL/CMOS kanatu 2
i 6(RXD2)  Wyjscie TTL/CMOS kanatu 2
? ; 3 2 (5’ *j T 7 (R2IN) Wejscie RS232 kanatu 2
5 5 8 (T20UT) Wyjscie RS232 kanatu 2
S 2
. 22 9 (R1IN) Wejscie RS232 kanatu 1
tividok doty) 22 —
S= 10(T10UT)  Wyjscie RS232 kanatu 1
S = 11(RGND)  Wyjécie izolowane RGND
IR RS =Y
J L Jednostka: mm [cal]
Tolerancja $rednicy pinéw: 0.10mm [+0.004"]
7400 Ogélna doktadnodc: +0.25mm [+-0.010°]
——— 20.00[0.787] ——

Izolowane transceivery



TE_N RoHS

Moduty aktywnego wysokoprecyzyjnego wzmacniacza izolacyjnego
Izolacja pomiedzy wejsciem sygnatowym i wejsciem zasilania
Wiasciwosci
« Temperatura pracy: -40°C ~ +85°C
« Napiecie izolacji: 2000VAC
- Dwuportowa izolacja (wejscie i wyjécie)
« Poziom tetnien i szumdow na wyjsciu: < 30mVp-p (w pasmie 20MHz)
« Charakterystyka czestotliwosciowa: pasmo > 2kHz
« Funkgja regulacji wzmocnienia oraz requlacji zera
» Wysoka doktadnos¢ i liniowos¢: 0.1% F.S.
« Bardzo niski dryft temperaturowy: < 35ppm/°C(-25°C ~ +71°C)
< 50ppm/°C(-40°C ~ +85°C)

« Zgodnos¢ z norma IEC/EN 61000-4-2 Kryteria B w zakresie wyfadowar

elektrostatycznych ESD, styk: +4kV

« Obudowa DIP18
” 26.00x9.50x12.50(mm)

Symbol y:sﬂfﬁ:: Sygnat wejsciowy  Sygnatwyjsciowy iZ‘(I)V|¥JJVSV(:f\ . Liczha kanatow R —
TE1530N 24V 4-20mA 0-10v Brak 1 ] ‘ " ke
TE1533N Wy 4-20mA 0-10v 2wy 1 SlES (widok przods) ol 16wt +Wysdasygralowego
TE1550N 12V 4-20mA 0-10V Brak 1 b Y Y= 2 (Sout-) - Wyjscia sygnatowego
TE1630N 24V 4-20mA 0-5v Brak 1 s H H H Hf 3056 Regulagawzmocnienia
TE1633N uy 4-20mA 0-5v uy 1 00T~ Foispao] 8(Sin) _ -Wefsda sygnalonego
NS em o on
TE5534N 24V 0-10V 0-10V 15V 1 26.00[1.024] e o

=S 11 (Pout-) - Wyjscia izolowanego
TESS44N 15V 0-10v 0-10V 15V 1 - 123 8 9] | 2l *15(ZR)  Pomocnicza regulaja zera
TES554N 12V 0-10V 0-10V 15V 1 3|5 (widok dotu) 16(52) Regulagja zera
TES634N uy 0-10V 05V 15V 1 e e AR DO Tupng Nepedazsiona
TE6634N 21y 0-5v 0-5v 15V 1 %‘g .H_% 15 18(Pine)  +Napigcazasiania
TE6644N 15V 0-5V 0-5V 15V 1 Sl ’ 5 % * Napiecie zasilania wynosi 24V bez tego pinu
TE6654N v 05V 0-5v 15 1 S8 enostiammian )
Tesoo s o5y oy i 1 R el

Na zyczenie istnieje mozliwos¢ wykonania produktu o innym zakresie sygnatu wejsciowego i wyjsciowego

TF_N RoHS

Moduty aktywnego wysokoprecyzyjnego wzmacniacza izolacyjnego
Izolacja pomiedzy wyjsciem sygnatowym i wejsciem zasilania
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C ~ 4+-85°C

« Napiecie izolacji: 2000VAC

- Dwuportowa izolacja (wejscie i wyjécie)

« Poziom tetnien i szumdéw na wyjsciu: < 30mVp-p (w pasmie 20MHz)

« Charakterystyka czestotliwosciowa: pasmo > 2kHz

« Funkgja regulacji wzmocnienia oraz requlacji zera

« Wysoka doktadnos$¢ i liniowos¢: 0.1% F.S.

« Bardzo niski dryft temperaturowy: < 35ppm/°C(-25°C ~ +71°C)

< 50ppm/°C (-40°C ~ +85°C) 26.00x9.50x12.50(mm)
« Zgodnos¢ z norma IEC/EN 61000-4-2 Kryteria B w zakresie wyfadowar

Funkgje pinéw

= Pin Funkgja
elektrostatycznych ESD, styk: +4kV g _ e PP R E—
« Obudowa DIP18 % g % (it ) oF 2(Sout) - Wyjicia sygnatowego
— T " PQ ° = 6 (GR) Pomocnicza regulacja
apiecie Lo o yjscie q . wzmocnienia
zasilania Sygnat wejsciowy - Sygnat wyjsciowy izolowane Liczba kanatow 254 H H H H 7(56) Regulacja wzmocnienia
0.100] - - —
TFS134N 24 0-10V 420mA 15V 1 O o0 8 -Wekhgmalw
TF5234N 24V 0-10V 0-20mA 15 1 26.00[1.024] g 1";‘;?"1’) ivm'f’:: —
TF5534N UV 0-10V 0-10V 15V 1 HOGI0300] 2s : e »
I ——— 28 11 (Pin-) - Wyjscia izol
TRS544N 15V 0-10V 0-10V 15V 1 Je [tE 8T8 ILTE Tam rnneothamy
TFS554N Y 0-10V 0-10V 15V 1 CEp et ] (R Pomonicz requagazer
TFS634N v 0-10v 05V 15 1 = 960 Realacazer
- - i‘g «H—% - g 17 (Pout-) - Napiecia zasilania
TF6134N 4V 0-5v 4-20mA 15V 1 = 3 ﬁ 18 (Pout+) + Napiecia zasilania
TR6234N W 05V 0-20mA 15V 1 B nstenmial
y X Tolerandja rozstaw pin6w: +0.10mm [:0.004']
Tr6254N 12" 0-5v 0-20mA 1Y ! Oglna dokfadno. +0.25mm (00107

Na zyczenie istnieje mozliwos¢ wykonania produktu o innym zakresie sygnatu wejéciowego i wyjéciowego
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TP210 & TP210B

RoHS
Moduty aktywnego wysokoprecyzyjnego wzmacniacza izolacyjnego
Wiasciwosci
« Temperatura pracy: -25°C ~ +85°C
« Napiecie izolacji: 2500VDC
- Trdjportowa izolacja (wejscie, wyjécie i zasilanie)
« Poziom tetnien i szumow na wyjsciu: < 20mVp-p (w pasmie 60MHz)
« Charakterystyka czestotliwosciowa: pasmo 10kHz
« Zakres regulowanego wzmocnienia: 1V/V - 100V/V
« Przesuniecie zera: 0.05% F.S.
« Wysoka doktadnos¢ i liniowos¢: 0.1% F.S.
« Bardzo niski dryft temperaturowy: 25ppm/°C
» Zgodnos¢ z norma IEC/EN 61000-4-2 Kryteria B w zakresie wyfadowari
elektrostatycznych ESD, styk: +4kV 50.70x25.30x9.55(mm)
« Obudowa DIP24 5070 {1956 g Furkepnd
-7 2
B Dovatonm | ety o — e
4(-Poss) - Zasilania izolowanego wyjscia

- 45721800 — =

2540 [1.000] 14 (+Plss) + Zasilania izolowanego wejscia
7 \" : . *1‘ * 15 (-Plss) - Zasilania izolowanego wejscia
g 1234 141516171819 g 16 (FB) Wejscie sprzezenia zwrotnego
< S o " "
= (widokdofu) = 17 (-IN) Wejécie odwracajace wzmacniacza
Napiecie Wyjscie q . & S
PI e Sygnat wejsciowy  Sygnatwyjsciowy . ij Liczba kanatow pe Bl Masalelsda
zasllania 1zolowane S0 ) 17(+IN)  Wejscie nieodwracajace wzmacniacza
TP210 15V +10V +10V +15V 1 e 29 (Pin com) Masa zasilania
X K o Tolerangja Srednicy pindw: +0.10mm [£0.004"] 30 (Pin) Zasilanie
TP2108 15V 0-15v 0-15v 6.5V/+18V 1 0géIna doktadnos¢: +0.25mm [+0.010"]
Na zyczenie istnieje mozliwos¢ wykonania produktu o innym zakresie sygnatu wejsciowego i wyjsciowego
TP RoHS

Moduty aktywnego wysokoprecyzyjnego wzmacniacza izolacyjnego
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C ~ 4+-85°C

« Napiecie izolacji: 2500VDC

- Czteroportowa izolacja (wejscie, wyjscie, zasilanie i wyjécie izolowanego zasilania)
« Poziom tetnien i szuméw na wyjéciu: < 30mVp-p (w pasmie 20MHz)

« Charakterystyka czestotliwosciowa: pasmo > 2kHz

« Zakres regulowanego wzmocnienia: 1V/V - 100V/V

« Wysoka doktadnos¢ i liniowos¢: 0.1% F.S.
« Bardzo niski dryft temperaturowy:

< 35ppm/°C(-25°C ~ +71°C)
< 50ppm/°C (-40°C ~ +85°C)
+ Zgodno$¢ z norma IEC/EN 61000-4-2 Kryteria B w zakresie wytadowan

31.80x20.30x9.50(mm)

eIektrostatycznych ESD, Styk: +4kV s Funkge pindw
(widok przodu) ‘; i Pin Funkcja
M ObUdowa D|P24 H H H H H H = 1(Sout-) - Wyjscia sygnatowego
o o L 2,3(Sout+) +Wyjécia
y:sﬂfﬁ:g Sygnat wejsciowy  Sygnatwyjsciowy izmj\:grem . Liczba kanatéw A 20.50[0.020] = § sin4) + Wejéca sygnalowego
T1130P 24V 4-20mA 4-20mA Brak 1 2.54[0.100] 9 = _ 12(in) -Weisici.a ?ygnalowego
T33P v 4-20mA 4-20mA v 1 =TT T o W manceo
il m ; 5 § 11l =l & 14 (Pout+) -+ Wyjscia izolowanego
T1533P 24V 4-20mA 0-10v 24V 1 § 2 15(Pgnd) Masa wyjscia izolowanego
12233P 24V 0-20mA 0-20mA 24V 1 { (widok dotu) 12l S Benn + Zasilania
T5133P 24V 0-10V 4-20mA 24V 1 2423 151413 E’ S _ 2(Pin) - Zasilania
T5530P 24V 0-10V 0-10v Brak 1 [ =i L Jest ;,aywngci; izolowanego-piny 13, 14i 15
0Z0Stajq nie| zone
T6130P 24V 0-5V 4-20mA Brak 1 Lﬁ g; ggﬁ’ ?88] A'J ?E_&s’li pojgiyng; v}yjs’de izolowane - pin 15 pozostaje
T6235P 24V 0-5v 0-20mA 12V 1 31.80[1.252] ?;I'i)zld;?;grr‘lyapigciowe - pin 2 pozostaje niepodtaczony
T6630P 24V 0-5V 0-5V Brak 1 Jednostka: mm [cal] Jedliwyjscie pradowe - pin 3 pozostaje niepodtaczony
e o o5y o5y ok 1 i e

Na zyczenie istnieje mozliwos¢ wykonania produktu o innym zakresie sygnatu wejéciowego i wyjéciowego
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T1100L & T1100N

Moduty pasywnego wysokoprecyzyjnego wzmacniacza izolacyjnego
Wiasciwosci

RoHS

« Temperatura pracy: -25°C ~ +71°C

« Napiecie izolacji: 3000VDC

- Dwuportowa izolacja (wejscie i wyjscie)

« Niski spadek napiecia: < 3V (20mA na wejsciu)

Seria T1100L SeriaT1100N
« Wysoka doktadnos¢ i liniowos¢: 0.1% F.S. 32.0047.90x14.50(mm) 23.80¢13.70x8.00(mm)
32.00(1.260] |— 23.80(0.937] —]
« Bardzo niski dryft temperaturowy: 35ppm/°C I g (widok przodu) *3.03‘[0.315]
(WIdOK przodu, = OO0 oo
5 T 1
|7 0.50{0.020]
+T1100L: Obudowa SIP12 JFH H H H H [02.15040]" - [00.05200]’%
0.50(0.020] T nnn il
0123 7 8o T
+«T1100N: Obudowa DIP16 DJm —= = O(,‘;d., d.,%.,;m 13.70[0.539]
E (widok dohy <SS AEts1 | 10%
T Jj?z D‘Dm';g::r‘l 2 [mpgugn] =]0)
| l2540.100] J H47.78(0.700}-]
13.70
——27.94[1.100) 0539
IZ' | (widok boku)
Jednostka: mm [cal] <z
Tolerancja rozstawu pinéw: £0.10mm [0.004"]
0gdlna doktadnos¢: +0.25mm [+0.010"] 16.45+0.30
[0.648=0012]
Funkgje pinéw Funkgje pinow
Pin Funkgja Pin Funkdja
1 (Sin+) + Wejscia syg g 1(Sout-) + Wejscia
Napiecie Sygnat wejéciowy  Sygnatwyjsciow Wjscie Liczba kanatow 2{5ins) - Wejsdasygnaloweg 2(Sout+)  -Wejsda
zasilania e : i g J izolowane 9,10 (Sout-) - Wyjscia sygnatowego 7 (Sin+) - Wyjscia sygnatowego
T1100L Brak 4-20mA 4-20mA Brak 1 11,12 (Sout+) -+ Wyjscia syg 8 (Sin-) +Wyjscia
T1100N Brak 4-20mA 4-20mA Brak 1 Boztsiae icpolticzone
Na zyczenie istnieje mozliwo$¢ wykonania produktu o innym zakresie sygnatu wejsciowego i wyjsciowego
T1100L-F RS
Modut pasywnego wysokoprecyzyjnego wzmacniacza izolacyjnego zasilanego
z dwuprzewodowej petli pradowej
Wiasciwosci
« Temperatura pracy: -25°C ~ +71°C
- Napiecie izolacji: 3000VDC
- Dwuportowa izolacja (wejscie i wyjscie)
« Wysoka doktadnos¢: 0.3% F.S.
« Wysoka liniowos¢: 0.1% E.S.
« Bardzo niski dryft temperaturowy: 35ppm/°C
« Zasilanie z wyjéciowej petli pradowej z zabezpieczeniem nadpradowym
32.00x7.90x14.50(mm)
« Obudowa SIP12 32.00[1.260]
E E’ (widok przodu) é Funkce pindw
1= % Pin Funkdja
H H H H H o 1(Vin) Wejscie zasilania z petli
0500.020] - r 2 (lout) Wyjscie pradowe
9,10 (lin) Wejscie pradowe
§J§ (widok dolu) %g § 11,12 (Vout)  Wyjscie zasilania z petli
Zasilaniezpetli ~ Maksymalne o o : . I g2 oe|g
Symbol pradowej napiecie Sygnat wejsciowy  Sygnatwyjsciowy  Liczba kanatow : 7 T Jednostka: i [cl]
—| 2.54[0.100] Toleranja rozstawu pinéw: +0.10mm [+0.004"]
T1100L-F 10-30V 40v 4-20mA 4-20mA 1 ——27.9401.100)——| 0g6lna dokladnos¢: :0.25mm [£0.010"]

Na zyczenie istnieje mozliwos¢ wykonania produktu o innym zakresie sygnatu wejéciowego i wyjéciowego
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T_L-F RoHS

Moduty pasywnego wysokoprecyzyjnego wzmacniacza izolacyjnego zasilanego
z dwuprzewodowej petli pradowej

Wiasciwosci
« Temperatura pracy: -40°C ~ +-85°C
« Napiecie izolacji: 2000VAC

« Dwuportowa izolacja (wejscie i wyjscie)

« Wysoka doktadnos¢ i liniowos¢: 0.1% F.S.
« Bardzo niski dryft temperaturowy: 50ppm/°C

- Zasilanie z wyjéciowej petli pradowej 26.0049.50x12.50(mm)

+ Zgodno$¢ z norma IEC/EN 61000-4-2 Kryteria B w zakresie wytadowan

Funkgje pinéw

12.50[0.492]

elektrostatycznych ESD, styk: +4kV o= (widok przodu) e Pin Funkga
SlS ° i g 1(Vin) Wejscie zasilania z petli
« Obudowa SIP9 H H H H 2 (lout) Wyjscie pradowe
2.54 e 7(0v/Sin-) Masa / - Wejscia
M sygnatowego
E] 8 (Sin+) + Wejscia sygnatowego
26.00(1.024] 9(Vo+) + Wyjécia izolowanego
Zasilanie z petli Wyjécie - - . . = o|E  Jednostka: mm [cal]
Symbol prad onge o ol)(;Jwan q Sygnat wejsciowy  Sygnatwyjsciowy  Liczba kanatow 3z widok dotu) 28 Teo|enrgf1q: gz!}a\(:u pindw: £0.10mm [£0.004"]
9 < 9’{: | 12 789 | = 0gélna dokfadnosé: +0.25mm [+0.010"]
TS107L-F-2 10-24V 33V 0-2v 4-20mA 1 = f 050 ¥
TS106L-F-4 10-24V 5V 0-4V 4-20mA 1 S 2 [0.020]

Na zyczenie istnieje mozliwo$¢ wykonania produktu o innym zakresie sygnatu wejsciowego i wyjsciowego

T AP RoHS

Moduty aktywnego wysokoprecyzyjnego wzmacniacza izolacyjnego
Dodatni i ujemny sygnat wejsciowy oraz dodatni sygnat wyjsciowy
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -25°C ~ +71°C

- Napiecie izolacji: 2500VDC

« (zteroportowa izolacja (wejscie, wyjscie, zasilanie i wyjécie izolowanego zasilania)
« Wysoka doktadnos$¢ i liniowosc: 0.1% F.S.

« Bardzo niski dryft temperaturowy: 35ppm/°C

31.80x20.30x9.50(mm)

« Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja

il Funkgje pinéw
. (widok przodu) E & Pin Funkdga
Obudowa DIP24 2 1(Sout-) - Wyjscia sygnatowego
H H H H H H L‘: 2,3(Sout+)  +Wyjscia sygnatowego
’“*@0-50[0.020] E e 11(Sin+) + Wejscia sygnatowego
= 12 (Sin-) - Wejscia sygnatowego
2.54[0.1 OO]ﬁ 13 (Pout-) - Wyjécia izolowanego
" o 14 (Pout+) + Wyjscia izolowanego
Napiecie Wyjécie : . .
zas[i’lgnia Sygnat wejsciowy  Sygnatwyjsciowy izoIZ)’Jwane Liczba kanatow 750 119 g 8%’ 23 (Pin+) + Zasilania
o ™~ 24 (Pin-) - Zasilania
T5530AP 24V +10V 0-10v Brak 1 { {widok dotu) el e Pozostale Wiepodiaczone
T5533AP 24V +10V 0-10V 24V 1 2423 16151413| © S Jedli brak wyjscia izolowanego - piny 13 14
o 6600 tajq niepodt:
T6630AP 24V +5V 0-5V Brak 1 = 22.86(0.900] J —‘ l T:sﬁ?\;;}?(?elenpaopi;(%w: - pin 2 pozostaje
L . . iepodt
T6633AP 24V +5V 0-5V 24V 1 g:ggﬂ;gg} — ?e!?ﬁ?ﬂyqu't(zizr:)yrqdowe-pin3pozostaje
T6634AP mw 5V 0-5V 15V 1 . niepodacony
T5130AP Wy £10V 4-20mA Brak 1 [
n Tolerangja $rednicy pinow: 0.10mm [+0.004"]
T6130AP 2y +5V 4-20mA Brak 1 Og6ina dokadnast £0 25mm [£0.010']

Na zyczenie istnieje mozliwos¢ wykonania produktu o innym zakresie sygnatu wejéciowego i wyjéciowego
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T CP RoHS

Moduty aktywnego wysokoprecyzyjnego wzmacniacza izolacyjnego
Dodatni i ujemny sygnat wejsciowy oraz dodatni i ujemny sygnat wyjsciowy
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -25°C ~ +71°C

- Napiecie izolacji: 2500VDC

- Czteroportowa izolacja (wejscie, wyjécie, zasilanie i wyjscie izolowanego zasilania)

« Wysoka doktadnos$¢ i liniowos¢: 0.1% F.S.

« Bardzo niski dryft temperaturowy: 35ppm/°C

« Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja

31.80x20.30x9.50(mm)

« Obudowa DIP24 Funkje pinéw
) o E Pin Funkdga
(widok przodu) = ; 1(Sout) - Wyjscia sygnatowego
H H H H H H 2,3 (Sout+)  +Wyjscia sygnatowego
JL@U 500.020] D‘g 11(Sin+)  +Wejscia sygnatowego
Napiecie w » Wyjicie ] ] R = S 12(Sin) - Wejscia sygnatowego
s Sygnat wejsciowy  Sygnatwyjsciowy SalhEnG Liczba kanatow 13(Pout) - Wyjicia izolowanego
T5530P 2 +10V +10V Brak 1 e i) Wy
= = fa 0 0o — 1 1] — L 23 (Pin+) + Zasilania
T5533CP v +10V +10V u 1 12 TAEE T uem Taslania
T5540CP 15V +10V +10V Brak 1 twidok dotu) ?T % Pozostate Niepodaczone
Te630CP v +5 +5 Brak 1 2423 el ) SR
L — — Jesli wyjscie pradowe - pin 3 pozostaje
T6640CP 15V +5V +5V Brak 1 22.86[0.900] ] niepodiaczony
27.94[1.100
T6650CP 1V +5V +5V Brak 1 s OH .;52} Jednostke: mm fal]
Tolerangja $rednicy pindw: =0.10mm [+0.004"]
T5230CP W 10V +20mA Brak 1 Ogdlna éokladnoﬁ)é:pto.limm [+0.010"]

Na zyczenie istnieje mozliwos¢ wykonania produktu o innym zakresie sygnatu wejéciowego i wyjéciowego

TM P RoHS

Moduty aktywnego wysokoprecyzyjnego wzmacniacza izolacyjnego
Miliwoltowy sygnat wejsciowy oraz dodatni sygnat wyjsciowy
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -25°C ~ +71°C

- Napiecie izolacji: 2500VDC

- Trdjportowa izolacja (wejscie, wyjécie i zasilanie)

« Wysoka doktadnos¢ i liniowos¢; 0.1% F.S.

« Bardzo niski dryft temperaturowy: 50ppm/°C

« Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja

- Obudowa DIP24
Symbol Napiecie zasilania Sygnat wejsciowy Sygnat wyjsciowy Liczha kanatow 31.80x20.3049.50(mm)
TM1130P 24V 0-10mV 4-20mA 1 Funkgje pinow
TM3130P U 0-30mV 4-20mA 1 dokorod g Pin Funkg
s el &S T(Sout:)  -Wyjsdia
TMA150P Y] 0-50mV 4-20mA 1 [Tl [T PR
TM4530P 24V 0-50mV 0-10V 1 B Iy — = 11(Sin+)  +Wejscia sygnatowego
TM4630P Wy 0-50mv 0-5v 1 S <2 1) -Wejsda
23 (Pin+) + Zasilania
TMA660P 5v 0-50mV 05V 1 2 4t 1001+ ) o
TMA4S50P-2.5 v 0-50mV 0-2.5V 1 — — T Pozostale Teens
TM5530P 24V 0-75mV 0-10V 1 l23d mng g g Jedl wyjécie napieciowe - pin 2 pozostaje
PR g S niepodtaczony
TM5630P 24V 0-75mV 0-5V 1 fwidok dok) S| S Jesliwyce pradowe- pin3 porostaje
§ 2 niepodtaczony
TM5650P v 0-75mV 0-5V 1 2423 16151413 © g
i R
TM6530P 24V 0-100mV 0-10V 1 22.86[0.900] ] Jednostka: mm [cal] ’
The30P uy 0-100mV 0-5V 1 o Do s 0 (2001

Na zyczenie istnieje mozliwos¢ wykonania produktu o innym zakresie sygnatu wejéciowego i wyjéciowego
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T™ _CP RoHS

Moduty aktywnego wysokoprecyzyjnego wzmacniacza izolacyjnego
Miliwoltowy dodatni i ujemny sygnat wejsciowy oraz dodatni i ujemny sygnat wyjsciowy
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -25°C ~ +71°C

- Napiecie izolacji: 2500VDC

- Tréjportowa izolacja (wejscie, wyjscie i zasilanie)

« Wysoka doktadnos$¢ i liniowos¢: 0.1% F.S.

« Bardzo niski dryft temperaturowy: 50ppm/°C

« Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja

 Obudowa DIP24 31.80x20.3049.50(mm)
= Funkgje pinéw
(widok przodu) E i Pin Funkcja
= 1 (Sout-) - Wyjscia syg|
H H H H H H LJ: 3 (Sout+) + Wyjscia sygnatowego
Symbol Napigcie zasilania Sygnat wejsciowy  Sygnat wyjsciowy Liczba kanatow ~~-20.5000.0201 E E 11(Sin+)  +Wejscia sygnatowego
= 12 (Sin-) - Wejscia
TM1630CP 24V +10mV +5V 1 2.54[0.100]ﬂ 2 ine) e
TM4530CP 24V +50mV +10V 1 I —i!T“ U= é 24 Pin) Zasilania
TM4630CP 24V +50mV +5V 1 — gl & Pozostale Niepodiaczone
TM5530CP 24V +75mV +10V 1 —— T8 Jednostiammial
IS 2 75ml =5V ! AT & e i G et et
TM6530CP 24V +100mV +10V 1 L 22.8610.900
L27.94{1,100% —J
TM6630CP 214V +100mV +5V 1 31.80[1.252]

Na zyczenie istnieje mozliwos¢ wykonania produktu o innym zakresie sygnatu wejéciowego i wyjéciowego

KC24H-1000 & KC24H-1200 RoHS

Statopradowe sterowniki diod LED duzej mocy
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C ~+85°C

« Mozliwos¢ wspdtpracy z obciazeniem pojemno$ciowym do 1000pF

- Sterowanie jasnoscia: analogowe i za pomoca sygnatu PWM

» Funkdja zdalnego wiaczania/wytaczania

« Spetniaja wymagania licznych norm w zakresie podatnosci elektromagnetycznej (EMS)

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy

« Whudowany filtr EMI, zgodnos¢ z norma EN55015 Klasa B bez dodatkowego

obwodu zewnetrznego
« Zgodnos$¢ z norma IEC/EN 61000-4-2 Kryteria B w zakresie wytadowan
elektrostatycznych ESD, styk: +4kV 31.70x20.30x12.65(mm)
- Obudowa DIP24 = _ Funkgepindw
:O; (widok przodu) g Pin Funkcja Uwagi
< = 2,3 GND Nie podfaczac do -Vout
T Jesli nieuzywany
[ 4 ON/OFF/PWM - pozostawi¢
—Il—20.50[0.020] niepodtaczony
An Podtaczenie do katody
o o 31.70[1.250] kAl -Vout i
Zakres napiecia Napiecie wyjsciowe  Prad wyjsciowy  Sprawn Ll diady LED
Wejsciowego (mA) (%) (ma AL (O 1816 Ve Podfaczenie do anody
(napiecie nominalne) 2700500 4 A diody LED
R ~ 0o o oo o Analogowe Jesli nieuzywany
KC24H-1000(X1/X2/X3) 5.5-48 33436 1000 97 T s N 2023 A o ey
KQaH-1200)12%3) | (400 0w g2 _ jasnoida_ niepodiaaony
SIS (widok dotu) J 0,3 Vin Tasilanie DC
1. Brak koric6wki w symbolu (np. KC24H-1000) oznacza produkt w obudowie 8-pinowej pozbawiony funkcji sterowania jasnoscia. Sls
2."X1"na koricu symbolu (np. KC24H-1000X1) oznacza produkt w obudowie 9-pinowej z funkcja analogowego sterowania jasnoscia. B8 AR 432 Jednostka: mm [cal]
3.“X2" na koricu symbolu (np. KC24H-1000X2) oznacza produkt w obudowie 9-pinowe; z funkcja sterowania jasnoscia za pomoca sygnatu PWM. J Tolerandja Srednicy pinow: +0.10mm [0.004"]
4."X3" na koricu symbolu (np. KC24H-1000X3) oznacza produkt w obudowie 10-pinowe; z funkeja analogowego sterowania jasnoscia 25400100+ |- 0géina dokltadnosc: 0.25mm [0.010°]

oraz sterowania za pomoca sygnatu PWM.
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KC24H-R & KC24W & KC24RT

Statopradowe sterowniki diod LED duzej mocy

Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C ~+-85°C

+ Mozliwos¢ wspdtpracy z obcigzeniem pojemnosciowym do 1000uF

« Sterowanie jasnoscia: analogowe i za pomoca sygnatu PWM

« Funkcja zdalnego wtaczania/wytaczania

« Klasa szczelnosci: IP67 (KC24W)

« Spetniaja wymagania licznych norm w zakresie podatnosci elektromagnetycznej (EMS)
« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy

+ Dostepne w obudowach: DIP, SMD, z wyprowadzonymi przewodami

« Zgodno$c¢ ze standardami bezotowiowego lutowania rozptywowego
IPC/JEDEC J-STD-020D (KC24RT)

Seria KC24H-R

Zakres napigcia
wejsciowego
(napigcie nominalne)

Sprawnos¢
(%) (maks)

Napiecie wyjsciowe

Prad wyjsciowy

(VDC) (mA)

KC24H-300R(X1/X2/X3) \ 030 %
KC4H-350R(K1/X2/X3) ot \ 00 9%
KQ4H-S00RON1/X203) o100 \ 3336 00 %
KQ4H-600R(K1/X2013) \ T I
KC4H-TOOR(KI/X2/X3) \ 00 %
1. Brak koricowki w symbolu (np. KC24H-300R) oznacza produkt w obudowie 4-pinowej pozt funkgji ia jasnoscia.

2."X1"na koricu symbolu (np. KC24H-300RX1) oznacza produkt w obudowie 5-pinowej z funkcja analogowego sterowania jasnoscia.
3.”X2" na koricu symbolu (np. KC24H-300RX2) oznacza produkt w obudowie 5-pinowej z funkgj sterowania jasnoscia za pomoca sygnatu PWM.
4."X3" na koricu symbolu (n. KC24H-300RX3) oznacza produkt w obudowie 6-pinowej z funkcja analogowego sterowania jasnoscia

oraz sterowania za pomoca sygnatu PWM.

Seria KC24W

Zakres napigcia

e Napiecie wyjsciowe Prad wyjsciowy Sprawnos¢

(nap?éecjiic:loxig:;lne) (mA) (%) (maks)
KC4W-300(X1/X2/%3) \ C030 %
KQAW-350(X1/X2/3) \ o030 %
KQ4W-500(X1/X2/X3) é:vgﬁ) \ 3336 e %
KQ4W-600(X1/X2/X3) \ e %
KQAW-700X1/X203) \ 00 %

1. Brak koricowki w symbolu (np. KC24W-300) oznacza produkt w obudowie 4-przewodowej pozbawiony funkgji sterowania jasnoscia.
2."X1"na koricu symbolu (np. KC24W-300X1) oznacza produkt w obudowie 5-przewodowej z funkgja analogowego sterowania jasnoscia.
3.”X2" na koricu symbolu (np. KC24W-300X2) oznacza produkt w obudowie 5-pr j z funkcja nia jasnoscia za pomoca sygnatu PWM.
4."X3"na koricu symbolu (np. KC24W-300X3) oznacza produkt w obudowie 6-przewodowe; z funkja analogowego sterowania jasnoscia
oraz sterowania za pomoca sygnatu PWM.

Seria KC24RT

Zakres napigcia

o Napiecie wyjsciowe Prad wyjéciowy Sprawnos¢
wejsciowego

(napigcie nominalne) (mA) (%) (maks)
KQ4RT300 \ o030 %
KQ4RT350 coas \ o030 %
KQ4RT-500 o100 \ 3336 Co0s0 %
KQ4RT600 \ C0600 %
KQaRT700 \ S0 %
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IP67 RoHS

22.80x10.20x9.50(mm)

0.020]

(widok przodu) E

=

| = 9.5000.374]

o161
~-0.50[0.020]

~

—— 22.80[0.898)—

17.78[0.700:
[ -

5°0

og
—=2

1 60

{wid
{widok-dotu}

10.20{0.402]

7,62(0.300]"
254[0100]-

22.10x12.55x9.10(mm)

Funkgje pinéw

Pin Funkga

1 Vin Zasilanie DC

) Analogowe sterowanie  Jesli nieuzywany -
jasnoscia pozostawi¢ niepodtaczony

Jedli nieuzywany -
g AT pozostawi niepodfaczony

Uwagi

4 GND Nie podtaczac do -Vout
Podtaczenie do katody
5 o diody LED
Podtaczenie do anody
g palolt diody LED

Jednostka: mm [cal]
Tolerangja Srednicy pinow: +0.10mm [+0.004"]
0gdIna doktadnos¢: £0.25mm [£0.010"]

22.10[0.870] 12.55[0.494]
g
=) (widok przodu) (widok boku)
2 '
! 1 gl
10.00(0.394] ﬁf 100.00£5.00 w mﬂf
[3.937+£0.197]
}-Mﬁ Funkcje przewodow
g Y 50 Przewdd  Funkda Uwagi
=3 o3 {widok-dotu) 1 (czerwony) Vin Zasilanie DC
3 o2 Analogowe  Jesli nieuzywany
ol o1 6o 2(z6tty)  sterowanie - pozostawi¢

—t

2 Jednostka mm [cal]

=2 Srednica przewodu wewngtrznego: 0.76mm

€2 Srednica przewodu zewnetrznego: 1.60mm
Rodzaj przewodu: UL1569, 300V, 105°C
0Ogdlna doktadnosc: +0.25mm [+0.010"]

1=y
=3
&R

23.86x13.70x7.50(mm)

jasnoscia niepodtaczony

Jesli nieuzywany
3 (biaty)  ON/OFF/PWM - pozostawi¢
niepodtaczony

4 (czarny) GND Nie podfaczac do -Vout

5 (bialy) Nout Pod'{qc;;)rg; Egbkatody
iy our  POURCeedoanody

23.86+0,50 ;
70.939+0.020] (widof bk} A
f [k
16 109 | |=
&
A =
(widok géry) S 18.10:0.40
2 [0.713:£0.016]
0.50[0.020] 2.54[0.100] A 0.25[0.010]
Max3.34 | —~|—1.02[0.040]
[0.135] 17.78[0.700] g
o
= =] \3‘5 Funkgje pinéw
SE ol S.
<22 | T (widok przodu) J Pin Funkdja Uwagi
= 1 GND Nie podtaczac do -Vout

[7]0.10[0.004]

Jednostka: mm [cal]

7 ON/OFF/PWM Jedli nieuzywany -

pozostawi¢ niepodfaczony

Tolerancja rozstawu pinéw: £0.10mm [0.004"]
0Ogdlna doktadnos¢: +0.25mm [+0.010"]

Podfaczenie do katody
8 ~Vout diody LED
Podtaczenie do anody
9 v diody LED
10 Analogowe sterowanie Jedli nieuzywany -
jasnoscia pozostawic niepodtaczony
16 Vin Zasilanie DC
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QA RoHS

Przetwornice DC-DC do sterownikéw IGBT
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C ~+105°C

- Napiecie izolacji WE-WY: 3000VAC

« Bardzo niska pojemnos¢ izolagji
. L 19.50x9.80x12.50(mm)
- Niewymagane wstepne obcigzenie

= = Funkgje pinéw
« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciggte z automatycznym wznowieniem pracy =X — S w
wn o n
. Tle S 2 GND
« Miniaturowa obudowa SIP I H | egosen 5 W
7.62 _6 v
.——1[0_300] F-2.54(0.100) T w
15.24[0.600] *dla QA01-09 pin
niepodtaczony
19.50[0.768] _
= s Jednostka: mm [cal]
< (widok dotu) = Tolerangja rozstawu pinéw: £0.10mm [+0.004"]
g’ |12 E 6 Z: 1S 0gdlna doktadnos¢: +:0.50mm [+0.020"]
=18l It
o= I0.5000.020)

Napie‘}ﬁ,‘gg"‘“"”e Wéas'ggjv';;f)"f\‘,'go Wyjécie dodatnie (VD)) Wyjécie ujemne (VDO)  Prad wyjsciowy (mA) Sprawnoic (%) lzolagia (VAC)
QA01 15 145-15.5 +15 87 +80/-40 80 3000
QA01-09 15 145155 19 / +11 80 3000
QA01A09 15 145155 +9 9 1+55/-55 80 3000
Q40117 15 145155 +17 87 +80/-40 80 3000
0402 12 16124 +15 87 +80/-40 80 3000
0A03 2 83247 +15 87 +80/-40 80 3000
Qn04 12 9-15 +15 8 +100/-80 80 3000

QAWO01 & QAWO02 RoHS

Przetwornice DC-DC do sterownikow IGBT
Wiasciwosci

« Temperatura pracy: -40°C ~4-85°C

« Brak redukcji mocy znamionowej do temperatury 71°C

« Napiecie izolacji WE-WY: 3000VDC

« Zabezpieczenie nadnapieciowe na wyjsciu 31.80x20.30¢10.20(mm)
B Funkgje pinéw
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe ciagte z automatycznym wznowieniem pracy 5 A g PR
b c 9 oV
- Obudowa DIP24 L 17 [ 1 T e
20 5010.020] 14 4V
16 o
22,23 Vin
31.80 [1.252]
L AN R 9
8 3 +et|1nostka:mlél [cal]
=8 —— i L N—
g3 Gt o Oyt ks 0 5 (20010
T Tl »2 16 14
| |

\
LL25410.100] i»s 08[0.200]
L2286 [0.900]

Napigci(e\:l\[A)lg's’ciowe WZ%E{S‘SNZZT%C;SO Wyjécie dodatnie (VDC)  Wyjscie ujemne (VDC) Prad wyjsciowy (mA) Sprawnos¢ (%) lzolacja (VDC)
QAWO1 12 9-18 +15 -9 +200 85 3000
QAW02 24 18-36 +15 -9 +200 85 3000
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QP12W05S-37 & QP12W055-37A

Sterowniki IGBT z wbudowanym zasilaczem
Wiasciwosci

« Whudowany transoptor o wysokim CMR (CMR: typowo - 30 KV/js, minimalnie: 15 kV/js)
« Topologia sterownika z pojedynczym Zrédtem zasilania

« Whudowany zasilacz izolacyjny DC-DC

« Interfejs wejsciowy zgodny z uktadami TTLi CMOS

+ Izolacja elektryczna pomiedzy wejsciem a wyjsciem za pomoca transoptora
(3750Vrms przez 1 minute)

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz pin do wykrywania zwar¢
- Odciecie wyjscia przy przeciazeniu i regulowany czas odciecia wyjscia

« Podczas ochrony przed usterka sygnat wejsciowy bedzie zablokowany,
a timer zostanie zresetowany

- Zmienny czas zanikania przy dziataniu ochrony przed zwarciami

« (zestotliwos¢ do 20kHz

52.00x25.00x15.

00(mm)

Funkge pindw
Max52.00[2.047] Pin Funkga
_ T 1 + Zasilania
2 D 2 2 -Zasilania
% % 3 + Wejscia sygnatu sterujacego
2 (WldOk PfZOdU) g 4 - Wejscia sygnatu sterujacego
i 34 T 8 + Wyjscia przetwornicy DC-DC
— U o 16@ U U U U U 0810031 9 Wyjscie przetwornicy DC-DC (COM)
I 0.84] Wyici - ¥
[0.400] 1 64100851 10 Wy]scla. lprzetwoml(y DC-DC
M1 | Lsa 02[1. 300]a 25401000 M Wyjsde
& 38.10(1.500—— 12 Kolektor whud mocy
[0.164] - 1
13 Wykrywanie zwarcia
14 kreslani fagodi i i
rMax15[0‘591] 0l r_e's.anle czasu. L g0 Wy qczem?
15 Wyjscie sygnatu 0 awarii
16 Okreslanie opdznienia wykrywania zwarcia
(widok boku)
Jednostka: mm [cal]
Rozstaw pin6w: 0.84x0.40mm [0.033"x0.016"]
Tolgvancja rozstawu pindw: 0.10mm [+0.004"]
0.40[0.01 6]*\._. Max10[0.394] 0Ogdlna doktadnos¢: +0.30mm [+0.012"]

Maks.

Sterowane

lzolacja

Napiecie zasilania . . Wartos$¢ szczytowa

VCC(VDQ) Napigcie bramki pradu na wyjsciu
QP12W05S-37 15 +15V/-8V +5000mA
QP12W05S-37A 12 +15V/-8V +5000mA

czestotliwos
20kHz
20kHz

¢

kanaty

3750VAC
3750VAC

QC962-K

Sterownik IGBT

Wiasciwosci

+ Wbudowany transoptor o wysokim CMR (CMR: typowo: 30 kV/ps, minimalnie: 15 kV/ps)
- Topologia sterownika z podwdjnym Zrédtem zasilania

« Interfejs wejsciowy zgodny z uktadami TTL

« Izolacja elektryczna pomiedzy wejsciem a wyjéciem za pomoca transoptora
(3750Vrus przez 1 minute)

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz pin do wykrywania zwar¢
» Odcigcie wyjscia przy przeciagzeniu

« Podczas ochrony przed usterka sygnat wejsciowy bedzie zablokowany,
a timer zostanie zresetowany

« Imienny czas zanikania przy dziataniu ochrony przed zwarciami
« (zestotliwos¢ do 20kHz

« Mozliwos¢ sterowania modutami IGBT z serii 600V/600A, 1200V/400A,
1700V/200A

« Piny i charakterystyka zgodne z M57962AL

« Opcjonalnie pogrubione piny dla wiekszej odpornosci na wibracje

Napigcie zasilania Napiecie zasilania

51.00x25.00x10.00(mm)

Max51.00[2.008]

Funkgje pinéw

(widok przodu)

1314

1ax25.00[0.984]—1

1

-‘ ‘»Typza.m[o.wsu

Max13.7:
[0.540]

| 12345678910
I [ ﬂuf

{l--0.50(0.020]

1,50(0.059]

230 .300]—J* 2.54[0.100]

W00 (igok dot) ’M
[0.394] 0.197]
=

LS T 085
—0.25[0.010] [0.026]

Warto$¢ szczytowa

Maks.

NEOTEN

Pin Funkga

1 Wykrycie awarii

2 Czas reakgji

4 + Zasilania

5 Wyjscie

6 - Zasilania

8 Wyjscie sygnatu informujacego o awarii

3 - Wejécia sygnatu
4 + Wejscia sygnatu
17
1

1
1

3” 0 Niepodtaczone

Jednostka: mm [cal]

Rozstaw pindw: 0.84x0.40mm [0.033"x0.016"]
Tolerangja rozstawu pindw: £0.10mm [£0.004"]
0Ogélna doktadnosc: +0.30mm [+0.012"]

Napiecie bramki

VCC(VDC) VEE (VDC)

QC962-K 15 -10 +15V/-9V

pradu na wyjsciu
+5000mA

czestotliwos¢

20kHz

kanaty

lzolacja

3750VAC

Sterowniki IGBT
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Uwagi
IN Cel:

Zapobieganie potencjalnym zagrozeniom bezpieczenstwa podczas korzystania z produktu

IW Zakres:

Zasilacze AC-DC, przetwornice DC-DC, pomocnicze produkty EMC, wzmacniacze izolacyjne, sterowniki LED i sterowniki
IGBT wyprodukowane przez MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co., Ltd.

IM Zawartos¢:

Uzytkownicy powinni doktadnie zapoznac sie z catg zawartoscig kart katalogowych produktéw przed przystapieniem do
wyboru rozwigzania, rozpoczeciem projektowania lub produkgji, a takze projektowad i uzywac produktéw zgodnie z wy-
mogami zawartymi w tych kartach katalogowych.

-
Wymogi dotyczace materiatow h

+ W celu unikniecia nieprawidtowego podtaczenia
przewody wejéciowe i wyjéciowe powinny miec
rézne kolory.

- Uziemienie musi by¢ prawidtowo podfaczone.
Opdr uziemienia musi spetnia¢ wymogi stan-
dardéw bezpieczeristwa.

) - Urzadzenie nalezy chroni¢ przed przepieciami

oraz piorunami. Jesli urzadzenie nie jest odporne

na dziatanie piorunéw, nalezy podja¢ dodatkowe
srodki bezpieczenstwa.

( . .
Wymogi dotyczace oznaczen
- Jesli w uzyciu znajdujq sie bezpieczniki, uziemienia
lub przefaczniki, musza by¢ odpowiednio ozna-

czone zgodnie ze standardami bezpieczedstwa. \_ ) - — ~N
Elementy pod wysokim napieciem oraz o wysokiej Wy{mogl dqlt).lczch wejsFla .
temperaturze, ktorych mozna dotkna¢, powinny - Jedli na wejsciu znajduje sie duzy kondenstor,
by¢ oznaczone znakami, Uwaga” moze by¢ niezbedny obwdd roztadowujacy
- J celem spetnienia wymogéw  standardow
bezpieczeristwa.
-~ ~ - Napiecie na wejsciu musi spetnia¢ wymogi
Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa z karty katalogowej produktu oraz specyfikagji
dla uzytkownikow L technicznej. )

- Nie nalezy modyfikowac, rozmontowywac ani
usuwac zewnetrznej obudowy. Takie dziatania
moga spowodowac porazenie elektryczne lub

rWymogi dotyczace izolagji pomigdzy\

inne szkody. . o
- Nieodpowiednie korzystanie moze spowodowac UWAG A wejsae.m,\{vyj.saem imetalowa obudowq
zwarcie, porazenie elektryczne lub inne usterki. (lub u2|en.1|en|e.m). ) .
\§ J - Odstepy izolacyjne i drogi uptywu pomiedzy

przewodami wejsciowymi i wyjsciowymi musza
spetniac standardy bezpieczenstwa.

fgrodki ostroznosci R - Odstepy izolacyjne i drogi uptywu od wejscia
- Nie nalezy dotyka¢ radiatoréw ani obudéw, i wyjscia do metalowej obudowy (lub uziemie-
poniewaz moga by¢ gorace. nia) musza spetnia standardy bezpieczeristwa.

N\

- Nie nalezy dotykac wejs¢ ani czeéci znajdujacych
sie wewnatrz urzadzen, poniewaz istnieje ryzyko
wystepowania  wysokiej temperatury oraz
wysokiego napiecia.

+ Podczas pracy urzadzenia nalezy trzymac twarz

f
Wymogi dotyczace podiaczania Iub\
odtaczania urzadzen przy wiaczonym

oraz rece z dala od urzadzenia, aby uniknac zasilflniu o
obrazer. - Jedli urzadzenie nie jest przeznaczone do pracy
_ Y, w trybie plug and play, przed skorzystaniem

7 niego nalezy odfaczy¢ zasilanie.
S g Y 0d1Czy )
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Testowanie ukfadu zasilania

Wskazowki dotyczace testowania przetwornic DC-DC

Po dokonaniu wyboru odpowiedniej przetwornicy (w oparciu 0 wymogi
dotyczace napiecia wejéciowego i wyjsciowego oraz mocy) nalezy zastoso-
wac odpowiednia metode pomiaru w celu zweryfikowania zaktadanych pa-
rametréw wydajnosci. W niniejszym dokumencie znajduja sie sugerowane
metody testowania oraz wymogi dotyczace sprzetu uzywanego do doko-
nywania pomiaru. Warunki testowania: temperatura pokojowa Ta = 25°C,
wilgotnos¢ < 75%, napiecie znamionowe i ohcigzenie znamionowe.

Fr———————— E
I Vin+ Vout+ |

+ .—@ L 1 A
11 3 L
zasilanie d/) :-|_C1 g C5|_ : é/)
1 5 1
T

1 Vin- Vout-

1
[ 4

3luazkpqo

Model skfada sie z nastepujacych elementow:

a. Regulowany zasilacz pradu statego: zakres napiecia wyjsciowego musi by¢
odpowiedni dla testowanej przetwornicy DC-DC.

b. Amperomierz A: o doktadnosci 0.001A.
¢. Woltomierz V: o doktadnosci 0.001V.

d. Obciazenie:
Obciazenie znamionowe Roz=Vour/lour
Brak obciazenia Rmin=10xRoz

e. Przewdd: im wiecej miedzi w przekroju poprzecznym, tym lepiej. Korzysta-
jac z prawa Ohma, U=IR, nalezy upewnic sie, ze spadek napiecia na prze-
wodach jest mniejszy niz 0.1% catkowitej wartosci mierzonego napiecia.

Test:

A: Przewod

Kierujac sie informacjami podanymi powyzej, nalezy wybra¢ odpowiedni
przewdd. Ciefiszy przewdd moze powodowac btedy pomiaru faktycznej
sprawnosci i parametréw regulacji. Nalezy zadbac o solidnos¢ wszystkich
pofaczen mechanicznych i lutowanych, poniewaz one réwniez moga powo-
dowac btedy.

B: Uziemienie

Nieodpowiednie uziemienie moze powodowac zaktdcenia w obwodzie. Pod-
(zas sprawdzania tetnien i zaktdcen nalezy postugiwac sie technikg jedno-
biegunowa, co zmniejszy prawdopodobieristwo wystapienia bteddw pomia-
rowych (patrz wykres ,tetnienia i szumy”).

C: Obciazenie

Aby dane pomiaru byty miarodajne, obcigzenie do testowania przetwornic
stabilizowanych powinno znajdowac sie w przedziale 10%~100% wyjscio-
wej mocy znamionowej. W przypadku produktéw niestabilizowanych mozna
przeprowadzac testy bez obciazenia, ale nalezy mie¢ na uwadze, ze wéwczas
napiecie moze odbiegac od znamionowego.

D: Parametry przetwornicy
Po poprawnym podfaczeniu do urzadzen wejsciowych i wyjsciowych mozna
rozpocza¢ sprawdzanie parametrow.

n Noty aplikacyjne

1. Doktadnos¢ napiecia wejsciowego:
Nalezy ustawi¢ napiecie wejsciowe na wartosci nominalnej, a napiecie wyj-
sciowe na wartosci znamionowej. Wartos¢ napiecia wyjsciowego to Vour,
natomiast warto$¢ nominalna napiecia wyjsciowego to Vnom. Wz6r wyglada
nastepujaco:

Vour —Viom

X100 %
VNom °

Np. w przypadku przetwornicy stabilizowanej 1B1212LS-1W wartos¢ nomi-
nalna napiecia wejsciowego wynosi 12V, obcigzenie znamionowe wynosi
1440, odczyt napiecia wyjsciowego moze wynosic 12.039V.

12.039vDC —12.000VDC
12.000VDC

X100%=0.325%

2, Stabilizacja napieciowa:
Przy znamionowym napieciu wejsciowym i maksymalnym obciazeniu nalezy
zmienia¢ warto$¢ napiecia wejéciowego w catym dozwolonym zakresie.

VouTN—=VMDEV

Wspétczynnik stabilizacji napieciowej = Vourn

X100 %

Przy znamionowym napieciu wejsciowym i obcigzeniu znamionowym
zZmierzone napiecie wyjsciowe to Vourn.

Przy maksymalnym napieciu wejéciowym i obcigzeniu znamionowym
zZmierzone napiecie wyjsciowe to Vout.

Przy minimalnym napieciu wejSciowym i obcigzeniu znamionowym
zZmierzone napiecie wyjéciowe to VourL.

Vwmpev to Vourw lub Vourt, w zaleznosci od tego, ktdra z tych wartosci bardziej
odbiega od Voun.

Przy statym wejsciu i izolowanej przetwornicy niestabilizowanej:

. . B AVout
Wspétczynnik stabilizacji napieciowej = | —AUn |
AVour = Vout+10% — VouT-10% X100%
VouTNoM
AVIN = ViN+10% — VIN-10% X100%

VINNOM

W powyzszym wzorze:

Vin+10%- Znamionowe napiecie wejsciowe + 10%

Vin-10% - znamionowe napiecie wejsciowe — 10%

Vour+10% - Zmierzona wartos¢ napiecia wyjsciowego przy petnym obcigzeniu
i maksymalnym napieciu wejsciowym

Vour-10% - Zmierzona warto$¢ napiecia wyjsciowego przy pelnym obciazeniu
i minimalnym napieciu wejsciowym

Vinvom - Znamionowe napiecie wejsciowe

Vournom - Zmierzona warto$¢ napiecia wyjsciowego przy petnym obcigzeniu
i nominalnym napieciu wejsciowym

Na przyktad w przypadku przetwornicy B0O505LS-1W nalezy podfaczy¢
obcigzenie rezystancyjne o wartosci 250; zakres napiecia wejsciowego:
+10% (4.5V~5.5V).

Vin+10% = 5.5V; Vin-10% = 4.5V, Vinnom = 5V

Odczyt Vour+10% wynosi 5.32V; Odczyt Vour-10% wynosi 4.2V;

Odczyt Vournom wynosi 4.77V

5.32VDC —4.2VDC

AVout = X100 %=23.5%

4.77VDC
5VDC — 4.5VDC
AVIN = % X100 % =20%
W zwiazku z czym wspdtczynnik stabilizacji napieciowej obliczamy ze wzoru:
_AVour 1 _q 474
AVIN
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3. Stabilizacja pradowa

Poniewaz napigcie wejéciowe ma wartos¢ znamionowa, mozna podfaczy¢
obciaZenie o statej wartosci opornosci (najpierw na poziomie 10%, a potem
100%) i zmierzy¢ roznice miedzy praca z obydwoma obcigzeniami a praca
Z wartoscig znamionowa.

Vb1(Vb2)-Vbo

Wspétczynnik stabilizacji pradowej = e X100 %
o]
Vbo — wartos¢ nastawy napiecia wyjsciowego
Vb1 — napiecie wyjsciowe dla natezenia minimalnego
Vb2 — napiecie wyjsciowe dla natezenia znamionowego

Przy statym wejsciu i izolowanej przetwornicy niestabilizowanej:

Wspétczynnik stabilizacji pradowej = W X100%

Vourne — napiecie wyjsciowe przy obcigzeniu na poziomie 10%

Vourr. — napiecie wyjsciowe przy obcigzeniu na poziomie 100%

Np. w przypadku przetwornicy B0505XD-1W o statym wejsciu obcigzenie
znamionowe wynosi U%/P = 250, zakres obciazenia to 10%~100%, odczyt
Vourne = 5.29V; Vourre = 4.77V

Wspétczynnik stabilizacji pradowej = 3:22VDC= 4.77VDC

o = 0
177VDC X100% =10.9%

4, Sprawnosc:
Stosunek mocy wyjsciowej do wejéciowej przy znamionowym napieciu wej-
Sciowym i obcigzeniu.
Wzér:
lout X Vout

—— X100%
IIN X VIN ?

np. dla przetwornicy [B1212LS-1W o znamionowym napieciu wejsciowym

12V, napieciu wyjsciowym przy petnym obcigzeniu o wartosci 12.039V, nate-

zeniu wyjsciowym 83.3mA i natezeniu wejsciowym 115.0mA:
0.0833AX12.039V
0.1150A X12.000V

X100% =73%

5. Tetnienia i szumy:

Tetnienia i szumy to skladowe zmienne w wyjéciowym napieciu. Maja one
wplyw na doktadnos¢ napiecia wyjsciowego. Tetnienia i szumy s zwykle
obliczane w postaci amplitudy wartoéci szczytowych (mVp-p) i mierzone za
pomoca réwnolegtego przewodu. Zilustrowano to na ponizszym rysunku:

zasilanie \ DC/bC

Auazkpgo
doysojfos0

Wyjécie przetwornicy DC-DC moze zawiera¢ wyzsze harmoniczne, a ttu-
mienie sygnatéw wspétbieznych na wiekszosci oscyloskopow nie jest zbyt
skuteczne. Dlatego zaleca sie, aby nie uzywac przewoddw masowych sond.
Mase nalezy podtaczy¢ w sposdb pokazany na powyzszym rysunku.

Szumy s obrazowane zwykle w postaci pikdw o wysokiej czestotliwosd,
natomiast zaburzenia o nizszej czestotliwosci to tetnienia.
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Testowanie ukfadu zasilania

6. Czas rozpoczecia pracy:

(zas rozpoczecia pracy to czas potrzebny na to, by warto$¢ napiecia wyjscio-
wego z przetwornicy wzrosta w przedziale od 10% do 90% jego wartosci
nominalnej, gdy napiecie wejsciowe jest podtaczone do przetwornicy i jego
warto$¢ znajduje sie w okreslonym zakresie. Warto$¢ ta jest czesto mierzona
i okreslana przy uzyciu wytacznie obciazenia rezystancyjnego. Wptyw na czas
rozpoczecia pracy moga mie¢ inne czynniki dodane przez klienta, np. obcia-
Zenie pojemnosciowe.

7. lzolacja:

zolacja to jeden z najwazniejszych parametréw przetwornicy DC-DC. W za-
leznosci od zastosowan wartosci izolaji znajduja sie zwykle w przedziale

1kV—6KkV (w zaleznosci od przetwornicy DC-DC). Schemat obwodu izolacji
przedstawiony jest na ponizszym rysunku. Obwdd zastepczy izolacji:

ReARRIER
{1
CBARRIER +
O .0
prostownik
wejscie filtr wyjscie
stabilizator | —

Iso  Barrier
V/BREAKDOWN —————— =

V/BREAKDOWN

ILEAKAGE= =27 (60Hz)(CBARRIER)(240V)

Rearrier
Cearrier: pojemnos¢ izolacji; miedzy uzwojeniem pierwotnym a wtérnym
Rearnier: rezystandja izolacji; opornoé¢ dla pradu statego miedzy wejéciem
awyjscem
Iieakace: prad uptywu; prad wynikajacy z pojemnosci wejécia/wyjécia
Vereakoown: napiecie probne; zwykle 240VAC/60 Hz.
7 Viest

= 1 L=
J2mfcs YTz

Cs: pojemnosc izoladji; : czestotliwosc; Vtest: napiecie probne

Przetwornice DC-DC s3 generalnie konstruowane tak, by minimalizowac po-

jemnos¢ izolagji i tym samym prad uptywu.

Testowanie izoladji

Préba wytrzymatosci elektrycznej izolacji: Tmin., wejscie/wyjscie (przy okre-
$lonej wartosci szczytowej AC-DC)

Test rezystangji izolacji: wartos¢ powinna wynosi¢ powyzej 160 podczas
przyktadania do wejscia/wyjscia napiecia o wartosci 500VDC.

Uwaga: przetwornice z serii G i H firmy MORNSUN charakteryzujq sie bardzo
niska pojemnoscig izolacji (typowo 10pF). Ma to na celu zapewnienie zgod-
nosci z surowymi wymaganiami obowiazujacymi w branzy medycznej.

Noty aplikacyjne n



Wytyczne dotyczace stosowania przetwornic AC-DC

Wstep

Przed skorzystaniem z przetwornicy nalezy uwaznie zapoznac sie z niniej-
szymi wytycznymi. Niewtasciwe uzytkowanie moze skutkowac porazeniem
pradem, uszkodzeniem przetwornicy lub wybuchem pozaru.

1. Ryzyko obrazen

A. Aby uniknac ryzyka oparzenia, nie nalezy dotykac radiatora ani obudowy
przetwornicy.

B. Nie nalezy dotykac wejs¢ ani otwiera pokrywy i dotykac czeéci znajduja-
cych sie wewnatrz urzadzenia, poniewaz moze to spowodowac porazenie
pradem lub poparzenia.

(. Podczas pracy przetwornicy nalezy trzymac twarz oraz rece z dala od
urzadzenia, aby unikna¢ obrazen w sytuacji, gdyby urzadzenie dziatato
nieprawidtowo.

2. Porady dotyczace montazu

A.Nalezy upewnic sie, ze wejscia oraz ztacza sygnatowe sq odpowiednio
podtaczone, zgodnie z wymogami zawartymi w karcie katalogowej pro-
duktu.

B. Aby zapewnic bezpieczne dziatanie i spetnic¢ standardowe wymogi doty-
zace bezpieczenistwa, nalezy na wejsciu przetwornicy zamontowac bez-
piecznik zwtoczny.

C. Przetwornice AC-DC powinny by¢ montowane i stosowane przez wykwali-
fikowanych profesjonalistéw.

D. Przetwornice AC-DC s stosowane jako pierwszy etap zmiany napiecia
sieci zasilajacej i dlatego powinny by¢ montowane zgodnie z pewnymi
standardami dotyczacymi bezpieczenistwa.

E. Nalezy upewnic sie, ze wejscie i wyjécie przetwornicy znajduja sie poza
zasiegiem uzytkownika koricowego. Producent urzadzenia koricowego
powinien upewnic sig, ze przetwornica jest chroniona przed mozliwoscia
wywotania zwarcia przez serwisanta lub opitki metalu.

F. Przedstawione obwody i parametry maja charakter wytacznie informa-
cyjny. Wszystkie parametry oraz obwody nalezy sprawdzi¢ przed ukon-
«zeniem fazy projektowania urzadzenia. Niniejsze wytyczne moga ulec
zmianie bez wezesniejszego powiadomienia.

0golne zastosowania przetwornic AC-DC

1. Podstawowy obwod

F1 NTC C1 C2TVS RL
Lo—1T3 AL +Vo
No—— 1N — _‘jis
T L= Vo

Rys. 1. Obwdd wykorzystywany w ogdlnych zastosowaniach przetwornic
AC-DC

F1 oznacza bezpiecznik na wejsciu. Bezpiecznik powinien by¢ zatwierdzony
przez agencje ds. bezpieczeristwa (powinien to by¢ bezpiecznik zwtoczny).
Wybdr bezpiecznika o odpowiednich parametrach jest konieczny w celu
ochrony przetwornicy oraz urzadzenia (jesli warto$¢ znamionowa bedzie
zbyt wysoka, moze dojs¢ do awarii), a takze zapewnienia ochrony przed nie-
potrzebnym zadziataniem bezpiecznika (co moze mie¢ miejsce, jesli wartos¢

100 Noty aplikacyjne

znamionowa jest zbyt niska). Ponizej znajduje sie wzor, ktéry pozwala obli-
zy¢ odpowiednig warto$¢ znamionowa:

[=3xVolxlo1/n/Vin(min.)

Vo1 - napiecie wyjsciowe; lo1 - natezenie wyjsciowe;

1 - sprawnos¢ przetwornicy;

Vin(min.) - minimalne napiecie wejsciowe.

NTC: termistor, odpowiedni do modutéw przetwornicy AC-DC, opcjonalny.

Jedli w danym zastosowaniu istnieje ryzyko wystapienia pradu udarowego,
zalecane jest wykorzystanie rezystora drutowego 5-100

R1iR2: rezystor drutowy 2Q/3W; R3: rezystor drutowy TMQ/3W.

MOV: warystor, chroni przetwornice przed uszkodzeniem spowodowanym
przez piorun lub prad udarowy.

(X oraz CY: kondensatory bezpieczeristwa.
LCM: dtawik przeciwzaktdceniowy, zalecany w przedziale 10mH~30mH.

(1: kondensator ceramiczny o wysokiej czestotliwosci rezonansowej lub kon-
densator poliestrowy, 0.1uF/50V.

(2: wyjsciowy kondensator filtrujacy, elektrolityczny o wysokiej czestotliwo-
$ci rezonansowej. Nalezy wybra¢ wartos¢ znamionowa 220yF, jesli natezenie
wyjsciowe jest wieksze niz 5A lub warto$¢ znamionowa 100pF, jesli natezenie
wyjsciowe jest mniejsze niz 5A. Nalezy wybrac kondensator przystosowany
do pracy z napieciem 0 20% wyzszym niz przewidywane.

TVS (dioda zabezpieczajaca): rekomendowana w celu ochrony zasilanego
urzadzenia w przypadku nieprawidtowego dziatania modutu.

W przetwornicy z dwoma lub trzema wyjéciami obwdd wejscia jest wspdlny,
natomiast wyjscia s3 niezalezne, dlatego podzespoty dla nich nalezy dobierac
osobno. Na rysunku 1 pokazano typowy obwdd. W przypadku zastosowarn
zewnetrznych lub elektrycznych, gdzie kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
(EMQ) jest szczegdlnie istotna, konieczne s dodatkowe filtry.

Rysunek 2 przedstawia typowy obwdd z filtrem EMC na wejsciu (pokazano
wytacznie w celach informacyjnych).

F1 R2

L L
FCv| LCM FCY 1

Mov __| Z ACX | (R34

::cvm Ee% AC-DC
R1
NO 1

N
+o +

| anslim |

Rys. 2. Typowy obwéd z filtrem EMC na wejsciu.

F1 NTC Yol C1 C2 TVS RL
Lo— 33—/ etL Vo1 =
e m
N e stabilizator
+ o
Vo2 =3
Lol pt
- - C1 C2TvVs RL

Rys. 3. Typowy obwéd
W przypadku przetwornic z wieloma wyjéciami, wyjscie gtdwne jest za-
zwyczaj w petni requlowane. Jesli w danym zastosowaniu wymagana jest
réwniez precyzyjna regulacja wyjécia dodatkowego, to za przetwornicami
powinien zosta¢ umieszczony stabilizator liniowy lub inny, jak pokazano na
rysunku 3.
(Uwaga: pétprodukty MORNSUN maja wbudowane stabilizatory liniowe.
Aby poznac szczeg6ty, nalezy skontaktowac sie z firma Micros.)
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Wytyczne dotyczace stosowania przetwornic DC-DC

Dodatkowe zastosowania przetwornicy

1. Przetwornice DC-DC potgczone szeregowo

W przypadku izolowanych przetwornic DC-DC istnieje mozliwo$¢ szerego-
wego potaczenia ich wyjs¢ w celu uzyskania wyzszego napiecia, jesli bedzie
to konieczne. Na ponizszym rysunku ukazano prawidtowy sposéb faczenia
szeregowego.

5V

Vin+ 102V + + 2 Vout+
“|ocflioc| =
—

12V

+ 4
in- — DC|bC A
Vin- 2 | = Vout-

Wartos¢ napiecia wyjsciowego pierwszej przetwornicy wynosi 5V, a drugiej
12V. Jak wida¢, mozliwe jest uzyskanie niestandardowego napiecia statego
o wartosci 17V poprzez potaczenie szeregowe przetwornic o napieciu 5i 12V.
Nie nalezy przekracza¢ wartoSci znamionowej natezenia zadnej z przetwor-
nic. Tetnienia obu modutéw nie beda zsynchronizowane. Potaczenie szere-
gowe skutkuje powstaniem dodatkowych tetnien oraz wigkszych zaktécen
wyjéciowych. Nalezy zastosowac dodatkowe filtry. Na rysunku ukazano
potaczenie rownolegte wyjscia kazdego z modutéw z dioda z polaryzacja
wsteczng (zazwyczaj wykorzystywana jest dioda Schottky’ego ze spadkiem
napiecia na poziomie okoto 0.3V, poniewaz nadmierny spadek napiecia
mégtby spowodowac uszkodzenie urzadzenia) w celu zapobiegania pradom
wstecznym miedzy modutami.

Istnieje tez mozliwo$¢ uzyskania wyzszego napiecia wyjsciowego dzieki za-
stosowaniu urzadzen z dwoma wyjsciami. Ponizszy rysunek ukazuje sposéb
uzyskania napiecia wyjéciowego 10V.

+5V
.—07
Oo—— ov A&
wejscie DC|||DC O
o—— NAVEARRY
.—07

2. Przetwornice DC-DC potaczone rownolegle

W przypadku niektérych przetwornic stosowanych w okreslonych sytuacjach
istnieje mozliwos¢ pofaczenia réwnolegtego, jednak nie jest to zalecane,
poniewaz nie mozna zagwarantowac réwnomiernego podziatu natezenia
miedzy poszczegéine moduty. Diody separacyjne moga stanowi¢ pomoc
w tej kwestii, jednak nie jest to rozwiagzanie gwarantowane. Ponizszy rysu-
nek przedstawia pofaczenie rownolegte, jednak w tym przypadku chodzi
tylko o uzyskanie nadmiarowosci. Jesli taczna moc pobierana z pary prze-
twornic jest identyczna jak moc jednej przetwornicy, to w przypadku awarii
jednej z nich druga przejmie jej funkcje. W ten sposéb nalezy taczy¢ jedynie
identyczne przetwornice. Jesli do tego samego Zrédta podtaczono co naj-
mniej dwie przetwornice, zaleca si¢ podtaczenie do wyjscia Zrédta dfawika

przeciwzaktdceniowego.
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3. Zabezpieczenie wejscia przed odwrotng polaryzacja
Wejscie,,+"nalezy potaczyc z biegunem dodatnim Zrédta zasilania, a wejscie
,~ Zbiegunem ujemnym (w przypadku telekomunikacji napiecie state wyno-
si-48V). Innymi stowy, przewéd, w ktdrym panuje wyzszy potencjat, taczymy
z plusem, a nizszy z minusem. W przeciwnym razie moze doj$¢ do trwatego
uszkodzenia. Zalecane jest podfaczenie diody w celu ochrony wejscia.

Vin+ [ wejscie
Vin-o— 1|

+ wyjéce
DC ‘ DC % obciazenie

4, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napieciem na wejsciu

Jesli przetwornica DC-DC wykorzystuje to samo Zrodto zasilania co inne ob-
wody, to duzy spadek napiecia lub przeciazenie na wejsciu wywotane przez
obwody zewnetrzne moze prowadzi¢ do sytuacji, w ktérej napiecie na wej-
$ciu bedzie nizsze niz napigcie minimalne okreslone dla przetwornicy. Zaleca
sie zastosowanie obwodu chronigcego przed zbyt niskim napieciem, ktdry
odetnie wejscie DC, jesli warto$¢ napiecia na wejsciu spadnie ponizej mini-
malnego poziomu okre$lonego dla przetwornicy.

Q1

R1 R3 L

+
= wejscie| DC DC |wyjscie
R2

Vin+o

Q2

Vin-o r

Obwdd ochronny przed zbyt niskim napieciem na wejéciu

uazeno

Prég odtaczania przetwornicy ustalaja rezystory R1i R2. Mozna wykorzystac
tranzystor PNP lub MOSFET z kanatem typu p. W celu uzyskania odpowied-
nich wyliczen nalezy skontaktowac sie z firma Micros.

Uwaga: w przypadku urzadzen o niskim napieciu na wejéciu w obwodzie po-
kazanym na powyzszym rysunku nastapi spadek napiecia 0 0.7V.

5. Zabezpieczenie przed zwarciem na wyjsciu

Wiekszo$¢ niestabilizowanych przetwornic DC-DC z obwodami otwartymi

RCC nie ma zabezpieczenia przed zwarciem. W celu wdrozenia ochrony przed
zwarciem zalecamy zastosowanie obwodu pokazanego na rysunku:

+
DC‘ DC |wyjscie

Vin+

luazbngo

Vin-

lin

R2=0.6V/In
v - wartos¢ znamionowa natezenia na wejsciu
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Wytyczne dotyczace stosowania przetwornic DC-DC

6. Zabezpieczenie przed przepieciem lub przetezeniem

Dozwolone napigcie i natezenie na wejsciu jest ograniczone do zakresu okre-
$lonego w nocie katalogowej przetwornicy. Ma to na celu zapobiezenie jej
uszkodzeniu. Na ponizszych rysunkach przedstawiono pewne metody stoso-
wania dodatkowych zabezpieczen przed przepigciem oraz przetezeniem na

pojedyncze wyjscie

Vin+ 1%01 DC
Vin- go— 1|

L2
% Vout+
DC

6

02I
Vout-

L3
L2

podwdjne wyjscie 4

wejéciu w przypadku standardowej przetwornicy DC-DC. W celu uzyskania

szczegbtowej specyfikadji nalezy skontaktowac sie z firma Micros.
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Rys. 1.: Obwdd zapewniajacy chwilowa ochrone przed przepieciem oraz
przetezeniem
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Rys. 2.: Obwdd zapewniajacy stata ochrone przed przepigciem
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(1: filtr EMI stuzacy do redukgji tetnieri na wejéciu. Nalezy podtaczy¢ alumi-
niowy kondensator elektrolityczny. Maksymalna wartos¢ pojemnosci zostata
podana w nocie katalogowej produktu.

L2/L3/L4: nalezy utworzy¢ obwdd filtrujacy LC w celu zredukowania zaktd-
cen oraz tetniet na wyjsciu. Zaleca sie wykorzystanie zelaznych proszkowych
rdzeni magnetycznych oraz miedzianych drutéw nawojowych o odpowied-
nich parametrach.

(2/Q3: nalezy utworzy¢ obwdd filtrujacy LC w celu zredukowania zaktécer
oraz tetnien na wyjsciu. Zaleca sie wykorzystanie aluminiowych kondensa-
toréw elektrolitycznych. Wartosci maksymalne zostaty podane w nocie kata-
logowej produktu.

2) Ograniczenie zaktocen
Nalezy skontaktowac sie z firma Micros celem uzyskania sugestii dotyczacych
obwodéw filtrujgcych. Typowy przyktad zamieszczono ponizej:

DC ‘ wyjédie

3luazengo

aluazengo

+
DC ‘ DC wyjscie

Rys. 4.: Obwdd zapewniajacy statg ochrone przed przepigciem
oraz przetezeniem

7. Obwad filtrujacy na wejsciu oraz wyjsciu

Wiekszos¢ przetwornic DC-DC firmy MORNSUN nie wymaga dodatkowych
podzespotéw filtrujacych. Jesli jednak wymagane jest dalsze ograniczenie
zaktdceri i tetnien, ponizej podano kilka pomocnych metod.

1) Ograniczenie tetnien

W tej sytuadji zatozono, ze dodatkowa pojemnos¢ na wyjsciu (jesli jest zbyt
duza) moze spowodowac problemy przy uruchamianiu przetwornicy DC-DC.
W wigkszosci przypadkéw wartos¢ graniczna podana jest w nocie katalo-
gowej produktu. Jesli pojawig sie pytania, nalezy skontaktowac sie z firma
Micros.

102 Noty aplikacyjne

pojedyncze wyjscie
L2
Vin+ 1 A © Vout+
) DC |j| DC c2
Vin- 2 ° Vout
L1 6 L3 out-
Cc1
i iéci L2
podwdjne wyjscie 4 Vout+
Vin+ 1 13 ©%]
vi DC|||DC o o (V
n- 2 L
L1 a T
c1 5 —o Vout-
'—

8.Zgodnos¢ elektromagnetyczna

Przetwornica DC-DC zazwyczaj znajduje sie na dalszym poziomie urzadzenia,
z dala od sieci zasilajacej, w przypadku ktorej wymagane jest przestrzeganie
wymogow i requlacji dotyczacych zgodnosci elektromagnetycznej. Niemniej
jednak produkty firmy MORNSUN moga réwniez podlega¢ tym wymogom.
Ponizej zamieszczono rysunek obwodu filtrujacego EMC, ktory moze by¢
stosowany na tej samej ptytce drukowanej, na ktérej zamontowana jest prze-
twornica AC-DC firmy MORNSUN. Aby uzyskac szczegétowe wyliczenia lub
wskazowki, nalezy skontaktowac sie z firma Micros. W przypadku uzycia od-
powiedniego filtra zasilacze AC-DC firmy MORNSUN spetniaja wymogi normy
EN55022 klasy B oraz innych. Niniejszy rysunek ma charakter informacyjny.

FG TT

TVS .
L bezpiecznik % L
N d N AC-DC

T T lre

+
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Wytyczne dotyczace stosowania przetwornic DC-DC

9. Ohcigzenie pojemnosciowe
W celu spetnienia wymogdw dotyczacych obciazet pojemnoéciowych zaleca
sie stosowanie w przypadku serii z szerokimi wejsciami kondensatora 100yF.

10. Zabezpieczenie przed za matym obcigzeniem oraz przecigzeniem

1) Obwdd zabezpieczajacy przed za matym obcigzeniem

Wiekszos¢ izolowanych przetwornic DC-DC wymaga do prawidtowego dzia-
tania i regulacji pewnego minimalnego obciazenia. Zazwyczaj jest to 10%
(serie nieizolowane wytrzymuja staty brak obciazenia). W przypadku prze-
twornic niestabilizowanych przy braku obcigzenia napiecie na wyjsciu prze-
kroczy poziom podany w specyfikacji. Na przykfad jesli przetwornica zasila
przekaznik, tranzystor MOSFET lub uktad scalony o niskim poborze energii,
to zaleca si¢ zapewnienie obcigzenia w wysokosci co najmniej 10%, jak
pokazano na rysunku:

Vee
I
L

2) Obwod zabezpieczajacy przed przecigzeniem

Choc filtr moze w pewnym stopniu ograniczy¢ natezenie, jednak w przypad-
ku wystapienia przecigzenia i/lub zwarcia wysokie natezenie moze spowodo-
wac uszkodzenie przetwornicy DC-DC. Zaleca sie zamontowanie bezpieczni-
ka zwlocznego o wartosci znamionowej trzykrotnie wyzszej niz maksymalne
natezenie na wejsciu, jak pokazano ponizej. Aby uzyskac szczegéty, nalezy
skontaktowac sie z firma Micros.
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Proste zabezpieczenie przed przecigzeniem

wejsdie | DC [J{ DC | wyjicie obcizenie

wejsie| DC |§| DC | wyjscie obciazenie
Vol -
o =

wyjscie obciazenie

T T

Zabezpieczenie przed przetezeniem na wejsciu
(1) W niektérych przypadkach mozna uzy¢ wylacznika.
(2) W niektorych przypadkach przeciagzenia mozna unikna¢, ograniczajac na-
tezenie na wejsciu, jak pokazano na powyzszym rysunku:
A. Nalezy uzy¢ requlacji wstepnej, aby ograniczy¢ natezenie na wejéciu, jed-
nak ogdlna sprawnos$¢ ulegnie zmniejszeniu.

B. Przed przetwornica mozna umiesci¢ rezystory potaczone szeregowo, aby
zmniejszy¢ natezenie, jednak w wigkszosci przypadkéw jest to niepraktyczne.

C W celu zmniejszenia natezenia na wejéciu nalezy ustawi¢ Reno,
0.7V = Reno * LIMIT

(3) A: W celu ograniczenia wspdtczynnika wypetnienia PWM mozna uzy¢
transoptora.
B: Do pomiaru natezenia oraz zapewnienia sprzezenia zwrotnego PWM
mozna uzy¢ termistora.
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Zabezpieczenie przed przecigzeniem na wyjéciu
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11. Opis pindw specjalnego przeznaczenia

1) Zakres trymowania napiecia na wyjsciu

Dodajac rezystor na pinie TRIM, uzytkownik moze dostosowac napiecie wyj-
sciowe na poziomie £10% wartosci znamionowej. Catkowita moc wyjéciowa
przetwornicy powinna zosta¢ ograniczona do maksymalnej mocy wyjsciowej
okreslonej w specyfikacji.

Na rysunku 1. pokazano sposéb podtaczenia zewnetrznych rezystorow
trymujacych. Jesli celem jest ustawienie jedynie wyzszego (lub nizszego)
napiecia, to rezystor moze zostac potaczony tylko miedzy pinem TRIM oraz
wyjsciem ujemnym (lub dodatnim). Ogélna zasada jest nastepujaca: w celu
zwiekszenia napiecia wyjsciowego nalezy umiescic rezystor miedzy pinem
TRIM a wyjsciem ujemnym, a w celu zmniejszenia napiecia wyjéciowego
miedzy terminalem TRIM a wyjsciem dodatnim. Jegli ta funkcjonalnos¢ nie
jest wymagana, nalezy pozostawic obwdd otwarty.

-Vo

H/ obciazenie
+Vo
TRIM J—D

Rys. 1.: Spos6b podtaczenia rezystoréw do trymowania

2) Zdalne wiaczanie i wytaczanie

Zdalne wiaczanie i wytaczanie oznacza wiaczanie i wyfczanie przetwornicy
za pomocg Zrédet zewnetrznych.

Pin zdalnego wiaczania/wytaczania zazwyczaj jest oznaczany CTL, CNT lub
REM. Istnieja dwie standardowe metody sterowania zdalnego.

Logika dodatnia: pin CTL podtaczony bezposrednio do — Vi, wyjscie wytaczo-
ne; pin (TL niepodtaczony lub podfaczony do wysokiego poziomu logicznego
(TTL high), wyjécie wiaczone.

Logika ujemna: pin CTL podtaczony bezposrednio do — Vin, wyjécie wiaczone;
pin CTL niepodfaczony, wyjécie wytaczone.

+Vo s T Vo
v wejscie

Vo - -Vo
sygnat sterujacy {
Kait e

Rys. 2.: Sterowanie izolowane

wejscie

Rys. 3.: Klasyczny sposdb sterowania

W przypadku pewnych specjalnych zastosowari wymagane jest zastosowanie
sterowania izolowanego. Obwdd referencyjny przedstawiono na rysunku 2.

Noty aplikacyjne 103




Wzmachniacz izolacyjny - stosowanie

Uktad podstawowy

Wzmacniacz izolacyjny stuzy do izolowania sygnatu analogowego i wzmac-
niania go zgodnie z okreslonymi proporcjami. Podczas tego wzmacniania
trzeba ogranicza¢ zaktdcenia sygnatu wyjéciowego, natomiast parametry
liniowosci, doktadnosci, przepustowosci i wytrzymatoéci napieciowej izolacji
powinny spetnia¢ wymogi eksploatacyjne produktu. Obiekty poddawane po-
miarom i systemy rejestrowania danych powinny by¢ odizolowane, aby w ten
sposob poprawic¢ wspétczynnik ttumienia sygnatéw wspétbieznych i chroni¢
urzadzenia elektroniczne i operatoréw. We wzmacniaczu izolacyjnym firmy
MORNSUN zastosowano mechanizm izolacji magnetoelektrycznej. Przedsta-
wia sie to w nastepujacy sposéb:

——( przetwarzanie H modulacja P[ H modulaga k" przetwarzanie }—'
i 1 f f o
wejsciowy ‘zasilanieizolowanegowejicia ‘ ‘ zasilanie izolowanego wyjscia ‘ wyjsdowy
Ll L1
izolowane PP 2 i
sasilanie 4# wyjscie zasilania HH oscylator zasilanie }.7 zasilacz
seria aktywna
N ) / o N - %" N }_»
sygnat 4{ przetwarzanie H modulacja ‘ \] V modulacja przetwarzanie sygnat
wejsciowy wejsciowy
obwdd oscylatora

seria pasywna

Funkgje pinéw wzmacniaczy izolacyjnych firmy MORNSUN wygladaja naste-
pujaco (w przyktadzie postuzono sie serig T_P)

Funkgje pinow

24 23 151413
=== e Pin Funkga Pin Funkja
MORNSUN e 1(Sout-) - Wyjscia sygnat 13 (Pout-) - Wyjscia izol
TxxxxP 2(lout+)  +Wyjscia pradowego | 14 (Pout+)  +Wyjscia izol
° wzmaaniaz izolacyjny 3 (Vout+) + Wyjécia napieciowego | 15 (Pgnd) ~ Masa wyjscia izol
T g 11(Sin+) +Wejscia syg go | 23 (Pin+) -+ Zasilania
res 12 T95(sin) - Wejscia sygnatowego | 24 (Pin-) ~Zasilania
Uwaga:

Te funkcje pindw s3 dostepne w seriach w obudowach DIP24/SMD24.
W przypadku obudéw SIP16/DIP16/SMD16 jest inaczej. Szczegty opisano
w dokumentagji technicznej.

1. Zasilanie

Pin 23 to plus zasilania, a pin 24 to minus. Spodziewana dokfadnos¢ napiecia
to +5%. Jesli odchylenie bedzie zbyt duze, wzmacniacz izolacyjny moze dzia-
ta¢ w standardowy sposéh, ale moze nie zapewniac dtugotrwatej stabilnosci
i wydajnosci. Podczas podtaczania nalezy zwréci¢ uwage na polaryzacje sygna-
tu wejsciowego. Bardzo niskie napiecie wejsciowe nie spowoduje uszkodzenia
wzmacniacza, ale nie gwarantuje ono standardowej wydajnosci. Napiecie
zasilajace nie powinno przekracza¢ +15% wartosci nominalnej, w przeciw-
nym razie dojdzie do uszkodzenia wzmacniacza. W celu ochrony wzmacniacza
zaleca sie zastosowanie diod zabezpieczajacych (transili) na wejsciu.

zasilanie \A
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milal tmiln
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TxxxxP
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=g

=0 e

T
23 1112

2, Zasilanie izolowane

Pin 13 jest to minus wyjscia izolowanego zasilania, a pin 14 to plus. Wydaj-
nos¢ pradowa to 25mA, odpowiednia do zasilania czujnika wejéciowego lub
uktadow przetwarzania wstepnego. Wzmacniacz izolacyjny mozna takze
podtaczy¢ do petli pradowej, co pozwoli na spetnienie wymagar wzmacnia-
za dwuprzewodowego. Wyjscie zasilania izolowanego nie jest requlowane.
W przypadku braku szczegdlnych wymagar w tym zakresie, nie ma potrzeby
stosowania kondensatoréw na tym wyjsciu. Jesli obwdd frontowy wymaga
requlacji i ograniczania tetnien, nalezy zastosowa¢ zewnetrzny stabiliza-
tor LDO lub stabilizator trzypinowy oraz kondensator w granicach 4.7F.
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Jedli nie ma potrzeby korzystania z wyjécia zasilania izolowanego, po prostu
nie nalezy niczego do niego podtaczac. Natomiast jesli jest ono wykorzysty-
wane, nalezy podfaczac do niego wytacznie urzadzenia zgodne jedli chodzi
0 napiecie i pobér pradu, co pozwoli unikna¢ uszkodzen.

wyjscie izolowane
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3. Wejscie sygnatowe
Pin 11 jest elektroda dodatnig sygnatu wejéciowego, natomiast pin 12 elek-
troda ujemna.

1) Faktyczny zakres sygnatu wejsciowego w zakresie nominalnym
Podfaczenie pokazano na ponizszym rysunku. S to Zrodto sygnatu napiecio-
wego lub pradowego, ktére ma bezpoérednie potaczenie z pinem sygnatu
wejsciowego.
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2) Faktyczny zakres sygnatu wejsciowego poza zakresem nominalnym
Rozwigzanie problemu Zrodta sygnatu napieciowego o wysokim napie-
ciu przedstawiono na rysunku ponizej. Sv jest Zrédtem sygnatu o wysokim
napieciu, ktére mozna podtaczy¢ do pinu sygnatu wejéciowego za pomoca
dzielnika rezystorowego, poniewaz rezystancja wejscia jest bardzo wysoka
(powyzej 10MQ), w zwiazku z czym potaczenie nie bedzie miato wptywu na
sygnat wejsciowy wzmacniacza.
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Vi:2R31/(H1+R2)*SV
Ponizej przedstawiono rozwiazanie problemu Zrodta sygnatu pradowego
0 duzym natezeniu. Si jest Zzrédtem sygnatu pradowego, ktéry mozna prze-
ksztatci¢ za pomocg bocznika Ri, aby uzyskac sygnat na poziomie miliwoltéw,
ktory nastepnie zostanie w sposob standardowy wzmocniony przez nasz
modut.
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4, Wyjscie sygnatowe

Pin 1 to minus sygnatu wyjsciowego, pin 2 to plus sygnatu ze Zrédfa
pradowego, a pin 3 to plus wyjécia sygnatu napieciowego. Zazwyczaj z pinu
2 generowany jest sygnat statopradowy, a zalezno$¢ od obciazenia jest na
poziomie ponizej 5000. Innymi stowy, gdy obcigzenie ma wartos¢ mniejsza
niz 5000, a odpowiadajace mu wyjscie zalezy wykacznie od sygnatu wejscio-
wego, a nie od obciazenia. Ta cecha charakterystyczna powoduje, ze sygnat
statopradowy jest odpowiedni dla transmisji zdalnych. Wystarczy potaczy¢
rezystancje rezystora probkujacego z petla pradowa pradu statego na zdal-
nym pinie. Napiecie na rezystorze prébkujacym bedzie wprost proporcjonal-
na do sygnatu wejsciowego.
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wyjscie sygnatowe
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Wzmacniacz izolacyjny - stosowanie

a: Wyjscie sygnatu pradowego
Jak pokazano ponizej, wyjscie sygnatu ma miejsce z pinu 2, a pin 3 pozostaje

niepodiaczony. lim:‘l:m;RNSUN fNE;i

> TxxxxP
RL
* L wzmacniacz izolacyjny
353 o

lo=4~20mA
b: Wyjscie sygnatu napieciowego
Jak pokazano ponizej, wyjécie sygnatu ma miejsce z pinu 3, a pin 2 pozosta-
je niepodtaczony. Gdy na wyjsciu panuje maksymalne napiecie, obciazenie
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MORNSUN CNXXX

> TxxxxP
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Typowe zastosowania

1. Pozyskiwanie sygnatéw: pomiar i sterowanie

W przypadku wiekszosci zastosowan automatycznych narzedzi pomiarowych
i sterujacych powszechnie wykorzystywane sa przetworniki, ktdre przeksztat-
(aja sygnaty niemozliwe do bezposredniego zmierzenia przez mikrokontrolery
do postaci analogowej, ktéra bedzie dla nich odpowiednia. Do przetwornikéw
zaliczy¢ mozna: przetwornik pradu, przetwornik sity nacisku, przetwornik
temperatury, przetwornik predkosci, przetwornik potozenia, przetwornik
przeptywu, przetwornik wilgotnosci, przetwornik akustyczno-optyczny, prze-
twornik obrazu itp. Schemat przedstawia sie nastepujaco:

- : ) rzetwornik uklad
Przetwomnik: wzmacniacz zolacyjny P AD Iogi(znye
A

temperatury A
nacisku

potozenia v v R
predkosci

rzeptywu DC-DC zarzadzanie procesor
angz?,,mg(i zasilaniem <> b mikrokontroler
akustyczno-optyczny .

identyfikujacy

A
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Typowe zastosowanie modutu wzmacniacza izolacyjnego

Przyktad: zastosowanie wzmacniacza izolacyjnego na przyktadzie stosowa-
nego w metrze narzedzia do monitorowania pradu bfadzacego. W wiekszosci
przypadkow trakcje zasilane s pradem statym. Gdy prad staty o duzym nate-
zeniu ptynie wzdtuz toréw, prad uptywowy ptynie do ziemii po wszystkich me-
talowych elementach znajdujacych sie na niej, a nastepnie wraca do systemu
zasilania. Ta cze$¢ pradu uptywu nazywana jest pradem btadzacym. Poniewaz
prad bfadzacy powoduje niszczenie metalowych elementéw znajdujacych sie
pod powierzchnia ziemi, powazne skutki dziatania pradu btadzacego i natural-
na korozja prowadzg do przyspieszenia catosciowego procesu korozji elektro-
chemicznej. Wasnie dlatego tak wazne jest monitorowanie pradu btadzacego.
Przyczyny powstawania pradu btadzacego, wyrzadzane przez niego szkody
oraz zapobieganie jego powstawaniu i kontrolowanie go w przypadku metra
opisano w standardzie (JJ49-92. Schemat rozwiazania pokazano ponizej:

interfejs

R1 R2 R3 Rn
T-T ‘ ROM/RAM ‘ ‘ yiwietlac ‘
modut modut modut modut t
wzmacniacza || wzmacniacza || wzmacniacza| | wzmacniacza AT89C51 interfejs R5232 ‘
izolacyjnego || izolacyjnego || izolacyjnego izolacyjnego
T5530P T5530P T5530P T5530P t
klawiatura
\T r‘ Zeqar ‘ ‘ watchdog ‘
ielokanalowe pozyskiwanie danych, |
przetwarzanie A/D |

Zastosowanie modutu wzmacniacza izolacyjnego do monitorowania pradu
btadzacego w metrze

2. lzolowanie w celu unikania zaktdcen: system monitorowania
kulometrycznego

Obecnie do pomiaru i sterowania wykorzystywane s3 zwykle narzedzia ni-

skonapieciowe, ktére mierzg i kontroluja prad o wysokim napieciu i duzym

Petne dane techniczne podzespotéw prezentowanych w katalogu dostepne s3 na www.micros.com.pl

natezeniu i tego rodzaju sygnaty analogowe. Jesli miedzy sygnatem cyfrowym
a tymi sygnatami analogowymi nie ma izolacji, prad o wysokim napieciu
i duzym natezeniu z tatwoscig znajdzie droge do narzedzia niskonapigciowego
i spowoduje powazne zniszczenia, a nawet sytuacje zagrazajace bezpieczen-
stwu jego uzytkownika.

Przyktad: (1) aby zagwarantowac bezpieczerstwo i uzyskac optymalng jakos¢
sygnatu w fabryce, podczas pomiaru sygnatu i sterowania nim zawsze nalezy
pamigtac o izolacji. (2) W obszarach, w ktdrych panuje wysokie napiecie lub
w ktdrych istnieje wysokie zagrozenie wybuchem, mamy do czynienia z r6z-
nymi potencjatami masy. Jesli obszar zaktadow przemystowych znajduje sie
daleko od centralnej sterowni, wysoka skfadowa zgodna napiecia miedzy
nimi nie pozwoli na dokonanie pomiaru sygnatu podtaczonego bezposrednio
do sprzetu w fabryce. W takich okolicznosciach niezbedna jest elektryczna izo-
lacja przesytanego sygnatu. Na ponizszym rysunku przedstawiono sposéb mo-
nitorowania pradu silnika, ktéry pozwoli unikna¢ btedéw w jego dziataniu.

1000VDC 1000VDC
TMP5630P TMP5630P
obwod || obwdd obwéd || obwod
75mV [l | ochronny kiwani 75mV @ | ochronny kiwani
EMC || [ | sygnatu EMC || [ | sygnatu
interferencje interferencje
pradowe /2. hapieciowe
L o L o e L
Izolowanie niebezpiecznie wysokiego napiecia Unikanie interferencji spowodowanych rdznica potencjatow masy

Stosowanie modutu wzmacniacza izolacyjnego
w kulometrycznym systemie monitorowania

Wzmacniacz izolacyjny jest wykorzystywany gtdwnie do kontrolowania prze-
syfania sygnatu, gdy mamy do czynienia z wysoka skfadowa zgodna napiecia.
Izoluje on obiekty poddawane pomiarom i system gromadzenia danych, aby
poprawic stosunek sygnatu do sktadowej zgodnej napiecia i zapewnic bezpie-
czeristwo narzedziom elektronicznym i ich uzytkownikom. Wzmacniacze izo-
lacyjne s3 powszechnie stosowane w réznego rodzaju sprzecie pomiarowym,
medycznym i urzadzeniach elektroenergetycznych.

3. Konwersja sygnatow i przesytanie ich na duze odlegtosci: systemy
PLCiDCS

W przypadku systeméw PLC i DCS rdzne sygnaty niestandardowe zbierane
przez czujniki i wzmacniacze w punkcie pomiarowym musza by¢ przeksztat-
cane na sygnaty standardowe. (zasami takze konwersja miedzy sygnatami
standardowymi jest niezbedna do zapewnienia zgodnosci z interfejsem.
W przypadku sygnatdw napieciowych mamy do czynienia z ttumieniem, ktdre
nie wystepuje przy sygnatach pradowych. W zwiazku z tym przed przestaniem
sygnatu napieciowego na duza odlegtos¢ nalezy przeksztatci¢ go w sygnat
pradowy. W przypadku zaktdcent zwigzanych z réznica potencjatéw miedzy
mas czujnikéw i przetwornikw oraz masa sterowni, w ktdrej stosowane sg
systemy PLC i DCS, lub w przypadku sprzegania sie z sygnatem zaktdcen ze
strony sygnatu zewnetrznego mamy do czynienia z niestabilnym sygnatem
wyjéciowym. Niezbedne jest wéwczas zastosowanie wzmacniaczy izolacyj-
nych celem zapewnienia izolaji sygnatu, jego konwersji i zabezpieczenia
przed interferencjami. Na ponizszym rysunku przedstawiono typowe zasto-
sowanie wzmacniacza izolacyjnego w systemach PLCi DCS:

é ) zasilanie ( )
DCS

24]- +23
— PLC

aunk Sl Sin+ 11 2 lout+

’ Rt
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Zastosowanie modutu wzmacniacza izolacyjnego w systemie PLCi DCS
Oprécz wymienionych powyzej funkgji wzmacniacz izolacyjny moze tez stuzy¢
do dopasowywania interfejsow sygnatéw do siebie, zwiekszania obcigzalno-
Sci, dystrybugji sygnatdw wyjsciowych, skutecznej izolacji miejscowej oraz
przyjmowania sygnatéw réznicowych.
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